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La presente invencién se refiere a unos perfeccionamientos en
centrales de telecomumicacién temporal. Una central temporal que lleva co
municaciones en modulacidén por impulsos codificados comprende en particular
érganos de control especializados tales como: un cierto ntmero de multire-
gistradores de poca capacidad, marcadores, traductores, y tasadores, que
tiener todos una estructura definide que no les permite siempre adaptarse
ficilmente a una evolucion de los equipos que comporen la central, con -
vistas a aumentar su capacidad a medida de las necesidades. Dicha central
se conoce y se describe en los siguientes articulos:

1) Sistema de conmutacién electrénico temporal (proyecto FLA-
TON) — PINET (A), MARTIN (J), REVEL (M) Revista COMUUTATION et ELECTRONI-
OUE n® 12 - Marzo 1.966 paginas 22 a 46.

2) Centro de Conmutacidén eléctronico temporal proyecto PLATON
- PINET (A), POULIQUEN (J), REVEL (M) Revista COMMUTATION et ELECTRONIQUE
n® 23 - Octubre 1.968 paginas 22 a 42.

3) La conmutacién eléctronica temporal — TALLEGAS (F), JACOB
(JB), ARPIN Revista TOUTE L'ELECTRONIQUE - Junio 1.972 paginmas 51 a 55,
Julio 1.973 paginas 17 a 22, Octubre 1.972 péginas 25 a 30.

4) Introduction of Integrated PCM Swiching in the French Tele
communication Network — INTERNATIONAL SYMPOSIUM - Cambridge (Mass). 1972
piginas 470 a 475 - New-York, IEEE, 1.972.

5) El sistema de conmutacién eléctronico temporal E10- Congre-=
so AFCET, Rennes 1.973: INFORMATIQUE et TELECOMJUNICATIONS - piginas 151
a 161 = Paris AFCET, 1.973.

La invencién tiene por ;bjeto una centralbde telecomunicacidn
temporal en la que los érganos de control se adaptan a la evolucién de los
equipos que componen la central.

La invencién se refiere a una central de telecomunicacion tem
poral que comprende una red de conexidm, unidades de seleccion, una base

de tiempo, un organo de control conectade & un centro de tratamiento de -
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informaciones, que se caracteriza porque comprende al menos una unidad de
control constituida por una parte multirregistradora, y por otrs intercam
biadora conectada por una barra colectora de intercambios a la parte mul-
tirregistradora que asegura el establecimiento y la ruptura de las comuni
caciones, asegurando la parte intercambiadora las uniones entre la parte

multirregistradora y la red de conexziones y las unidades de seleceion, ¢o

necténdose la unidad de control a la red de conexiones por lineas de cone

. ? 4 s :
xidn y lineas de drdenes, a las unidades de seleccién por lineas de ensayp

y por lineas de marcado y al érgano de control por lineas de control, sus
tituyendo la unidad de control a los érganos especializados habitualmente
utilizados en la central temporal.

Segfn otra carecteristica, la central de telecomunicacién tem
poral comprende dos unidades de control, siendo unma principal ¥y ls otra -~

subordinada, conectdndose las unidades de control entre si por lineas de

intercambios.

Segln otra caracteristica, la parte multirregistradora compren

de una memoris macroprograma, y dos conjuntos multirregistradores, conec—

téndose la memoria macroprograma & los dos conjuntos multirregistradores

8 su vez conectados por una barra de intercambios a la parte intercambiade

ra, counteniendo la memoria macroprograma, macroinstrucciones de 48 elemen-
tos binarios cads una y de los cuales los & primeros elementos binarios -
constituyen una érden que define una macroinstruccion.

Otras caracteristicas de la invencidn se pondran de manifieste

. . Ny . 4 . » .

s conbinuscidén con la descripcidn gue sigue de una forma de realizacion —
ilustrada por las figuras anexas Yy en las que:

Le figura 1 representa una central de telecomunicaciones que

rd - o r

pone en practica la invencion.

La figura 2 es un esquems de una unidad de control.

La figura 3 representa una parte multirregistradora.

Ls figura 4 representa una parte intercambiadorae.
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Las figuras 5a y 5c¢ representan las sefinles de la base de tiqﬁ
posde la central.

Lg figura 5b representa las sefiales del modulo reloj de mna -
mul tirregistradora.

Le figura 6a representa el blogue memoria de registrador y las

memorias tampén con su circuito de salida.

A2

La figura 6b representa el circuito de direccionado del blogu

memoria del registrador y de las memorias tempdn.

-~

La figura 7 representa la memorie macroprograms y el blogue d«

©

acceso de un multirregistrador.

Las figuras 8a, Bb, 8¢ dan el formato de las macroinstruccio-
nes.

La figurs 9 representa el blogue memoria de instruecciones y
la légica de control.

La figura 10 muestra el formato de las instrucciones del mul~-
tirregistrador.

La figura 11 representa el médulo receptores de sefializacidn.

La figura 12 represents el modulo emisofes de sefializacion.

Ls figura 13 representa un blogue entreda/salida.

la figwa 14 represenia el dispositive logico de controls

La figurs 15 repreéanta el mbdule de direccionado directo e
indirecto, y el mddulo memoria central.’

La figura 16 representa el médulo blogue operador.

La figura 17 representa el médulo de tratamiento de las fases,
el blogue memoria de instruccidnes y el modulo de reagrupamiento de las -
informaciones. ‘

La figura 18 representa el modulo memoria de temporizacion y
légica de llamadas prioritarias.

La figura 19 representa el médulo de intercambios unidades de

4
seleccion,
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Le figura 20 representa el modulo de intercambios entre las
dos unidades de control.

La figura 21 representa el médulo de intercambios red de co-
nexion.

La figura 22 representa el médulo traductor.

La figura 23 representa una memoria de traduccién y el circuf
to de sincronizacidn,.

La figura 24 representa el circufto de seleccidén de direccio-
nado de las memorias de traduccion.

Ly figura 25 representa el modulo memoria auxilar.

La figura 206 muestra el formato de las instrucciones del in-
tercambiadore

La figura 1 representa wmna central de telecomunicacién que -~
pone er yractica la invencion; la central comprende una red de comexiones
1, unidades de seleccién teles como 2 y 3 cuyo nﬁmero es funcién de la im
portancia de la central, dos unidades de control 4 y 5, una base de tiem-
pos G, un érgano de control 7. Este érgano de control 7 se conecta a un -
centro de tratamiento de las informaciones CTI.

Las unidades de seleccidn aseguran las uniones entre la centri
¥ el exterior; estas conexiones 6 uniones son aseguradas por multiplex -
MX; existe por tanto wnidades de seleccidn para conectar abonados locales
directamente a la central, unidades de seleccion para conecter concentra-
dores distantes, unidades de seleccion para conectar cedfrdle de teleéoqg
nicaciones temporales, unidades de seleccidn para conectar centrales de —
telecomunicaciones electromecédnicas, unidades de seleccién para conectar
puestos de operadofas y puestos receptores de frecuencia. Estas unidades
de seleccidn, al igual que la red de conexidn, son conocidos y no consti-
tuyen el objeto de la invencién. Las conexiones de las unidades de selec—

cién con la red de conexidn estan estandardizadas; estas conexiones son,

1

pare cada unidad de seleccidn: dos multiplex entrantes IREQ y IRE1, dos -
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multiplex salientes IRSO y IRS1, dos multiplex de sefializacién LVSO y -
Lvsi,

Las vnidades de comtrol 4 y 5, idénticas, son el nimero de dos
per rezones de seguricad; cada unidad de control comprende wn par multir—
registrador 8 y una perte intercembiadora 9. Cada unidad de seleccidn se
conecte a la parte multirregistrador 8 por uma linea de ensayo LT, y a la
parte intercambiedora 9 por una linea de marcado LU; cada parte multirre
gistradora 8 se conecta a la red de conexién 1 por una linea de conexidn
M1X; cada parte intercambiadora 9 se conecta a la red de conexidén por wna
1inea de érdem OLY; las partes intercambiadoras &e las dos unidades de -
control 4 7 5 se conectan entre si por lineas se intercambios ELM, y al

érzano de control 7 por lineas de comtrol LC; el organo de control 7 se
conecte a ceda unidad de seleccidn por une lines de control de unidad de
seleccidn LCU; la base de tiempos 6 distribuye a todos los érganos de la
central temporal las sefiales de reloj necesariass para st funcionariento.
Las conexiones que conectan las unidades de control 4, 5 a la red de cong
£ién 1 y & las midades de seleccidn 2, 3, sustituyen a las que conecta-
ban en el arte anterior los multirregistradores y los marcadores a la red
de conexidn y a las unidades de seleccibp, ¥ que no tienen por tanto necex
sidad de modificarse.

Las dos unicades ée control 4 y 5 funcionan en divisidn de -
tréfico; pero en caso de fallo de una unidad de control, es la otra uni-
dad de control la gque ssegura la totalidad del tréfico.

Le figura 2 es un esguema de una unidad de control, £a1 como
4 por ejemplo; la parte multirregistradora 8 comprende una memoria macro—
programa 13, dos conjuntos multirregistradores 10y 11 idénticos; la memo
ria mecroprograma 13 se conecta & los dos conjuntos multirregistradores ~
10 y 11. Por razomes de comodidad se designard a continuacién de la des-
cripcién un conjunto multirregistrador por multirregistrador, y una parte

intercambiadora por intercambiador, sin queello implique ninguna similitud
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con organos conocidos. En una unidad de control, el intercambiador 9 se
conecta, por ﬁna barra de intercambies LIE, a los dos multirregistradores
10 y 11,

La figura 8 representa una parte multirregistradora y da el
esquema dél multirregistrador 10 que comprende; un conjunto légico de con
trol 15 constituido por un blogue de acceso 16 a ls memoria macroprograma
13, por una logica de control 17 ¥ pof ur bloque memorie de instrucciones
18; el multirregistrador comprende igualmente un blogue memoria de regis-
tradores 19 asociado & un blogue memoria tempén 14, un mddulo receptores
de sefializacién 22, wn médulo emisores de sefializacién 23, un médulo de
entrada/salida, y un médulo reloj 25. El blogue de acceso 16, la logica
de control 17, el blogue memoria tempén 14, los modulos receptores de se-

~ . . . ~ . + 2 .
flalizecidén 22, emisores de seflalizacion 23, de entrada/salida 24 se coneg

tan a tna barra de informacidén multirregistradora LIMR, El multirregistrapr

dor 11 es idéntico al multirregistrador 10; los médulos de entrada/salida
24 de los multirregistradores 10 y 11 se conectan a la barra de intercam—
bios LIE que conecta los dos multirregistredores 10 ¥ 11 y al intercembia

dor 9. El blogue de acceso 16 y la logica de control 17 se conectan, por

una parte, a la memoria macroprograma 13 por el bable 110 y, por otra, res-

pectivamente por 1ineas pupitre LT1 y LT2 a un pupitre de control de la -
central; el bloque memoria tampén 14 se conecta al pupitre por el cable -
116; el mddulo receptores de sefializacidén 22 se conecta por las lineas -
de ensayo LT (una por unidad de seleccidn) a las unidades de seleccion,
y el médulo emisores de sefializacién se conecta a la red de conexidn por
la 1inea de conexion MLX,

- La figura 4 es un esquema de la porte intercambiador 9 que -
comprende un dispositivo logico de control 26 gue incluye un blogue logi=-

co de control 27 y un blogue de memoria de imstrucciones 28, un modulo de

intercambios entre las dos unidades de control 28, m médulo de intercamb}

red de conmexién 30, wn mddulo de intercambio unidades de seleccion 31, wn

[ L2
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médulo traductor 32, un médulo mesa 33, uwn mééulo memoria suxilar 34. El
bloque ldgico de control 27 ylos mddulos 29 a 34 se conectan a la barra
de intercambies LIE que conecta el intercambiador a la parte multirregis-
tradora representada en la figura 3,

Il bloque lbgico de control 27 se conecta por ume linea pupi-
tre LP3 al pupitre de control de la central,

El médulo de intercambios 29 se conecta al érgano de control
7 por lineas de control LC, y al modulo de intercembio de la parte inter-
cambiador de la otra unidad de control por lineas de intercambios ELM,

El médulo de intercawmbio red de conexidn 30 se conecta & la
red de conexién 1 por lineas de drdem OLX,

El médulo de intercambio unidades de seleccion se conecta a
las unidades de seleccidn por lineas de marcado LU,

Antes de describir en detalle un multirregistrador y después
un intercambisdor, se va a presentar en primer lugar las diferentes selia—
les de reloj que son utilizadas en una central temporal, siendo ya estas
sefiales conocides asi como su eleboracion.

La figura 5a da la naturaleza de las sefinles de reloj de las
beses de tiempo 6 de la central;

- $i es una sefial de 3,9 microsegundos de duracién de frecuen
cia & kHz y de periodo 125 microsegundos; estas sefial se liga a una via
temporal; si por ejemplo la trame de un mu;tiplex comprende 32 dias tempo
rales, existe 32 sefiales ti que son bién entendido, decaladas entre si -
3,92 microsegundos.

-~ 81, 82, 83, 64, 65 son seflales de 780 nanosegundos de dura-
¢idn y de periodo 3,9 microsegundos; estas sefiales estén decaladas 780 na
nosegundos entre si.

~wl aw8 son seflales de 490 manosegundos de duracion y de -
periodo 3,9 microsegundos; esias sefiales estan decaladas 490 nanosegundos

entre si.




10

15

20

25

30

-8

- h1 y h2 son sefiales de 120 nanosegundos de duracién y de pe
riodo 780 nanosegundos; estdn decaladas entre si 300 narosegundos.

N1 es une sefial de 480 naqosegundos de duracién y de periodo
280 panosegundos.

La figure 5b representa, con une escala de tiempos diferentes
de la de la figurs 5a las seflales de relojWy pyo a P31 que son propor-
cionadas por el mddulo reloj 25 de un multirregistrador tal como 1C¢, figura
3.

Le sincronizacidn del mddulo reloj es proporcionada por la -
sefial t31 w & procedentes de la base de tiempos € de la central.

-wes wma sefial de 245 nanosegundos de duracidn, y de periodo
490 nanosegundos.

- poa y3l son sefieles de 980 nanosegundos Ge duracion y de
periodo 21,25 microsegundos, decaladas 980 nanosegundos entre si.

La figura &¢ repfesenta las sefiales Ti, T2, T3, T4, T5 proce-

dentes de la base de tiempos; por inversion légica de estas sefiales se ob

tienen las sefiales complementerias T1, T2, T3, T4, T5. La combiracién de
sefiales T1 & T5 y de sefinles complementafias T1 a T5 @a una via temporal
ti, estando referencias las vias temporsles 0, t1 ... 131 en la figure -
5ce

A titulo de ejemplos se tiene por tento:
via temporal t1 defirida por T - T2 = T8 - T4 - T5
via temporel t20 definida pof_TT -T2 -13~T4~-1T5

La recepcién de las sefiales T1 a T5 y T1 a T5 permite por -

tantc obtener, por decodificacién, la vie temporal ti en la que se encuen
tra.

La seBal T1 tiene une duracién de 3,8 microsegundos y un pe-

riodo de 7,8 microsegundos.

La sefial T2 tiene una duracién de 7,8 microsegundos y un periodo de 15,6

microsegundos; esta decalada 3,9 microsegundos con respecto a la seidal T1
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La sefial T3 tiene una duracidon de 15,8 microsegundos y un periodo de 31,2

(G

microsegundos; esta decalada 7,8 microsegundos con respecto & la seflal Ta.
La sefial T4 tiene una duracién de 31,25 microsegundos y un periode de -
62,4 microsegundos; esta decalada 15,6 microsegundos con respecto a la sg
fial T3.

La sefial T5 tiene una duracidn de 62,5 microsegundos y un periodo de 125
microsegundos; estd decalada 31,2 microsegundos con respecto a la sefial
T4,

Las vias temporales t0 a 31 definen una trame de 125 microsegundos.

En la descripcion gue sigue, se utilizard las expresiones de
direcciongdo temporal y de direccionedo espaciale Un direccionadoe tempo-
ral es una forma de acceso a una memoria en la que la direccion dg la pa-
lab;a memoria & le que se desea acceder es proporcionade por un contader
bajo la dependencias de la base de tiempos de la central; en esta forma de
direccionado, se tiene por tanto acceso de forma ciclica a las palabras
de la memoriae. Un direccionado espacial es una forma de acceso & una memo
ria en la que la direccién de la palabra memorié a la que se desea acceder
es proporcionada por unm regisiro é una barra bajo ls dependencia del blo-
gue memoria de instrucciones; en esta forma de direccionado, se tiene por
tanto acceso a las palabras de una memoria gue depende de los tratamientos
aceptados por el programa del bloque memoris de instrucciones.

El bloque memoria de registradores 19 y el blogue memoria tam
pén 14 estdn representados en las figuras 6a y 6b; el bloque memoria tam-
poén 14 comprende dos memorias tampén 20 y 21, wn circuito de direccionado
temporal 38, un circuito de direccionsdo espacial 39, un circuito de di-
reccionado memorias 59 y wn circufto de lectura 4C. De un modo més preci—
so la figura 6a representa el bleque memoria de registradores 19, las dos
memorias tempones 20 y 21 y el circuito de lectura 40, y la figura 6b re-
presenta el circuito de direccionado temporal 38, el circuito de direccig)

nado espacial 39 y el circuito de direccionado memoriae 59.
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| 1a selide de la memoria 80 y otra entrada se conecte al cable 89, conec—

-10-

El bloque memoria de registradores 19, figura 6a, comprence
wna intercara de entrada 36, una memoria 35 eon su circuito de direccio—
nado 47, una intercara de salida 373 el circuito de direccionado 47 se go
necta por el ceble 97 al circuito de direccionado temporal 38 de la figun-
ra 6b; una salide falta de imparidad de la intercara de salida 87 se co-
necta al circuito de direccionado tempdral por el cable 137,

La memoria tampon 20 estd constituida por dos puertas Y68,69,

une puerta 0 70, wn circufto de caleculo 71, une memoria 72 con su circud
to de direccionado 78, una puerta Y74 une de cuyas entradas ge conecta a

la salida de le memoria 72 y otra entrada se conecta por un inversor 75,

a wm cable 89 que procede del médulo reloj 25; el mddulo relej proporcio

al cable 89 une sefial de control de direccionado de periodo 62,50 micros

gundos, que tiene durante 31,25 microsegundos el valor vi* para un direc—
cionado temporal, y durante 31,25 microsegundos el valor "0" para un di-
reccionado espacials La salida de puerta Y74 se conecta a la barra de in—
formecién multirregistradora LIMI; el circufto de direccionado 78 se conelc
te por el cable 108 al circuito de direccionado memorias 58, figura 6b.

La memoria tempén 21 estéd constituida por dos puertas Y76,77,
wne puerta 0 78, un circufto de calculo 79, una memoria 80 con su circui-

to de direccionade 81, una puerta Y82 una de cuyes entradas se conecta a

téndose la salida de la puerta Y82 s la barra de informacién multirregis-
tradora LIMB;el circuito de direccionado 81 se conecte por el cable 109 -
al circuito de direccionado memoria 59, figura Gb.

Las puertas Y69 y 76 tienen cada una una entrada conectada a

la salida de la intercara de salida 37 del bloque memoria de registradores;

otra entrada de la puerta Y89 se conecta al cable 83, y otra entrada de
la puerts Y76 se conecta al cable 89 por un inversor 83. Las puertas Y68

y 77 tienen cada una una entrada conectada & la barra deinformacidén multi

registradora LIMR; otra entrada de la puerta Y68 se conecta al_cable 89
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por un inversor 84, y otra entrada ce la puerta Yf? se conecta al cable
89.

El circuito de lecturs 40 permite la levtura de las palabras
en las memorias tampén 20 y 21 a fin de escribir estas palebras en el blg
que memoria de registradores 18; el circuito de leviura comprende dos —
puertes Y85, 86 y una puerta O 87 cuya salida se conmecta por el cable -
108 al circufto de direccionade espacial 89, figura Gb. La puerts Y85, -
tiene una entrada conectada & la salida de la memoria 72 y otra entrada
conectada al cable 89; la puerta Y86 tiene una entrada conectada a la sa=
lida de la memoria 8C y otra entrada conectads al cable 89 por uwn inver—
sor 88. v

La salida de la puerta 0 87 se conecte a una enirada de una
puerta Y129 cuya salida se conecta a la intercara de entrada 36 del bloqu%
memoria de registradores 19; otra entrada de la puerta Y128 se conecta a
1a galida de un inversor 128 cuya entrada se conecta & la salida de ue -
circufto de retardo 127 que tiene una entrada conectada por el ceble 125
s una selida desbordamiento de circuito de caleulo 71 y une entrada dife—
rente conectads por el cable 126 a una salida desbordaﬁiento del circuito
de cdlcule 79; cuando un registrador es ocupado duranie un tiempo dado,
aparece una sefial & la salida desbofdamiento del circuito de cdleulo de
la memorie tampén que trata el registrador y esta sefial impide la escritu
re Gel contenido del registrador en el bloque memoria de registradores 18l

El circuito del direccionado temporal 38, figura 6b comprende
dos puertas Y41 j 44 conectadas a la barra de informacidén multirregistra-
dora LIMR, a una linea de control LCR y a una barra puntos memorias IMP

que proviene de la légica de control 17, conecténdose la salida de la puel

[ ML

ta Y41 & un contador de registradores 42 que es puesto & cero por une se—
fial de puesta a cero Z y proporciona & la salida un nimero de registrador

a un circuito de cdlculo 46, a una puerta Y48 y a una puerta Y131, conec—

tindose la salida de la puerta Y44 & un contador de palabras 45 que reci-
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be la sefial de relojw . La salide del contador de palabras 45 se conectd
e otrs entradas de la puerta Y48 y a ura entrada del circuite de ealculo
46 cuya salida se conecta por el cable 97 &l circuito de direécionado 47
de la memoria &5 del bloque memoria de registradores 18 representado en -
la figura Ba.La salida del contador de registradores 42 se conecta igual=
mente a un registro de visuaelizacidn 115 conectado al pupitre por el ca-
ble 116; la puerta Y131 tiene una entrada conectads a la barra puntos me-
morie IMP que le proporciona el elemento binerio 36 de las instrucciones
de la légica de control 17, y recibe en otra entreda la érden ATE proce—
dente del hlocue memorie de instrucciones 18. Una bdscula 49 es puesta a
cero por una pderta Y5C que recibe a la entrada la sefial de reloj 42. 0=
tra entrada de la puerta Y48 y la entrade de la baseula 48 se conectan
por el cable 137 & la salida falta de imperidad de la intercara de salida
27 cel bloque memoria de registraderes 19. Le salida de la béscula 49 se
conecta 8 la entrada de una puerta Y51 gobernada por la selial de relej -
hi. Entradas de control de apertura de las puertas Y50 y 51 se conectan a
la 1inea de control LCR y a la barra puntos memoria IMP; la puerts YE1 -
proparciona a la salida una sefinl falte de imparidad, si la bascula 49 -
ha sido posicionada en "1"

La puerta Y48 tiene su salida conectada a un registro 52 que
tiene Eu salida conectada & otra entrada de una puerta Y53 cuyas entradas
ostdn conectadas a la linea de control LCR y a la barra puntos memoria -
IMP; 1la salida de la puerta Y53 se conecta & la barra de informaciones -
multirregistradora LIME a la que proporciona la palabra de falta imparida
en la memoria 335.

La sefial de puesta a cero 2 aplicads al contador de registra=—
dores 42 es proporcionada por un comparador 43 que se conecta, por una -

parte, a la salida del contador de registradores y, por otra, a un dispo—

=

sitivo ndmero de registradores ME que es un dispositivo previamente cabl

do que da el nimero de registradores que equipan la memoria 35 del bloque
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| entrada de la puerta Y119; la puerta Y120 recibe igualmente las sefales

mexcria ce regisiradores.
El circuito de cdireccionado espacial 39 comprende dos puertaé
I54, 55 cuyas salidas se conectan a una puerta 0 56 que tiene su salida
conectada a un registro de direcciones 57. Une entrade de la puerta Y54 se
i
conecta & la barre de informeciones multirregistradora LIMR y otrs entraJ
de recibe la orden ADM del bloque memoria de imstrucciones 18 a través -
del inversor 58; una entrada de la puerta Y55 recibe la orden ADM y otra
entrade se conecta al circuito de lectura 40 por el cable 103. El circui-
to de direccionado espacial 39 comprende igualmente un divisor por flos ¥y
117 y une bascula 118 que se conectan a la linea de control LCR; la sali-
da del divisor por dos se conectas & una entrada de una puerta Y119 y la

salida de la bascula se conecia a una entrada de una puerta Y120 y a otrg

w16 & y3ijfinalmente se conecta por uma entrada a la barra puntos meme—
ria IMP, Una puerta Y121 tiene una entrada conectada a la salida del regis
tro de direcciones 57, una entrada conectada & la salida dela pmerta Y119,
una entrasda conectada a la salida de la puerta Y120, una entrada conecta—
da a lg barra puntos memorialllP que le proporciona una seflal correspondien
te & eb 20 de las instrucciones del blgque memoria de instrucciones 18;

una puerta Y122 tiene una entrada conectada a la barra puntos memoria -

IMP que le proporciona seﬁaies que corresponden a eb 11 a 18 de las ins-
trucciones del blogue memoria de instrucciones 18; otra entrada se conec—
ta a un circufto légico 123 una de cuyas entradas se conecta a la barra

puntos memoria IMP que le proporciona una sefiel correspondiente a 1/eb 20
de las instrucciones, y que recibe igualmente en otra entrada. 1la érden
AIM que define uma instruccion del bloque memoria de instrucciones 18; el
circufto 18gico proporciona a la puerta Y122 una sefial All.eb 20. Las sa-
lidas de las puertas Y121, 122 se conectan a una puerta 0 124.

El cirouito de direccionado memoria 59 comprende un primer -

circuito constituido por dos puertas Y60, 61 y una puerta 0 62, ¥ mn se~
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gundo circuito constituido por dos puertas ¥63, 64 y una puerta 0 65 Las
puertas Y60 y 63 tienén una entrada conectada a la salida del contador de
palabras 45 del circufto de direccionado temporal 38 y otra entrada coneg
tada, a través de un inversor 66 para la puerta Y63, al cable 89 que lleq
va la sefial de control de direccionado que tiene el valor "1" para un di~
reccionado temporal y el valor "O" para un direccionado espacial. Las =
puertas ¥61, 64 tiemen una entrada conectada a la salida de la puerta 0

124 del circuito de direccionado espacial 89, y otra entrada conectada,

s través de un inversor 67 para la puerta Y63, al cable 89,

La memoria 35 del bloque memoria de registradores 19, figura
6a, tiene una capacidad mixima de 32.768 palabras de 17 eb, de las cualeg
1 eb de imparidad.; un conjunto de 64 palabras corresponde a un registra-
dor, lo que da a la memoria una capacidad mixima dq 512 registradores. lLa
memoria 35 memorize las informaciones necesarias p;ra el establecimiento
0 para la rupturs de las comunicaciones de la centraly las informaciones
necesarias para el establecimiento de la ruptura de mna cumunicacion se
colocan en une palabra de la memoria. Por razones tecmoldgicas, la capa-
cidad de la memoria es modular por mbdulos de 16 registradores, de modo
que la memoria comprende ComO maximo 32 médulos. Cuando una central tele
fénica, habida cuenta del ntmero de abonados que sirven, no tienen necesi

ded de 512 registradores, la memoria se equipa del niémero de médulos es—

trictamente necesario.

El tiempo de ciclo de base, es decir gl tiempo necesario parj
tratar 512 registradores es de 16 milisegundos,lo que da un tiempo de ir
tamiento de 31,25 microsegundos por registrador, siendo cortado este ti
po de tratamiento en 32 tiempos elementales de 980 nancsegundos definido
por las seflales de reloj po =& p3l. Puesto que el ntmero de registrado-
res es modular, el tiempo de ciclo de base es variable por paso de 16 x

31,25 = 0,5 milisegundos. Es por ello que el ntmero de registradores -

que equipa la memoria 35 es dado por el dispositivo nimero de registrado-
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. . . , |
res NE del circufto de direccionado temporasl 38, permitiendo este disposi:

tivo le puesta a cero del contador de registradores 42 cmando el tltimo
registrador de la memoria 35 es tratado.

Por rezones de explotacidn de la central telefénica se distin
gue entre los registraderes, log registradores rapidos que tienen una ce-
pecidad de 64 palebras y los registradores lentos que tienen uma capaci-
dad de 16 palabras; existe por tanto N registradores rapidos ¥ n regis-
tradores lentos, parsa un nimero dado de médulos, lo que no varis el tiem-
po de ciclo necesario para tratar los médulos que equipan la memoria. El
tratamiento de los registradores lentos sera explicedo mis tarde.

El tratamiento de los registradores utiliza por tanto las me-
mories tempones 20 y 21 de las cuales cada una tiene uwna capacidad de 64
palabras que corresponde al contenido de un registrador rapide, ¥ cada -
memoria tampdn trabaja alternativamente el direccionado espaciel ¢ en di-

reccionado temporal, cada 31,25 microsegundos, siendo gobernado el cambig

de direccionado por la sefinl de control de direccionado aplicada 2l cabl
39; wa de las memories tampén esta en direccionado espacisl mientras que
la otra lo esta en direccionado temporal e inversamente.

Sea wn registrador rapido Eij durante 31,25 microsegundos la
memoria bampén 20, por ejemplo, ests en direccionado temporal y se escri-

be el contenido del registrador Ei del blogue memoria de registradores 19

en la memoria tampén 20;dursnte los 81,25 microsegumndos siguientes, la me
moria tampon 20 estd en direcciornado espacial y el tratamiento de su con~
tenido es efectuado por el conjunto légico de control 15, figura 3; duran
te los 31,25 microsegundos siguientes, la memorie tampon 20 esta de nuev
en direccionado temporal y se lee su contenido, que representa la palebr
registradora después del tratamiento, por mediacion del circufto de lecm
tura 40 que transfiere el contenido al registrador rapido Ei de la memorﬂa

35, y 2l mismo tiempo el contenido del registrador rapido Ei + 2 se escri

be en la memoria tampén 203 el direccionado del blogue memoria de regis—
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tradores 19, para la escritura del contenido del registrador después del
tratamiento en la memoria tampon , se efectia por el circuito de direccig
nado temporal 38. Ls memoris tampon 21 funciona del mismo modo que la me-
mporia tampén 20, pero sﬁ funcionamiento esté imbricado con el de la memo-
ris tampén 20, .

El funcionamiento comparado de las memorias tampén 20 y 21 eg

el siguiente:

Memoria tampén 20 Memoria tampon 21
direccionado: lectura Ef-2 direccionado: tratamiento Ei~1 :
31,2b6us :
temporal : escritura Ei espacial :
direccionado:  tratemiento direccionnde: lectura Ei-1 : 81,25;/7
espacial ' temporel: escritura Ei + 1 :
direccionado: lectura Ei direccionado:tratemiento Eill :
31, 25us
temporal + escritura Ei+2 espacial
direccionade: tratamiento Eit2 'direccionado: lectura Eitl :
: 31,25 vs

espacial : temporal: escritura Eil3

H

Asi-puég, durante un direccionado temporal se lee las 64 pa-

lsbras de mn registrador rapido Ei y se escribe las 64 palabras del regi
trador rdpido Ei + 2 en una memoria tampon 20; las sefiales de reloj yo'j
u31 que definen el tiempo de tratamiento de wn registrader son a su vez
divididas en dos partes; para la sefial o la primera parte corresponde 8
1; lectura, en la memoria tampén , de la palabra O del registrador Ei, ¥y
le escritura en la memoria tampén de la palabra O del registrador Ei + 2,

y la segunda parte corresponde a la lectura de la palabra 1 del registra-—

dor Fi en la memoria tampén y la escritura en la memoria tempon de la pal
bra 1 del registrador Ei + 2; ¥y asi sucesivamente para las sefiales de r
loj p2, ¥8 ees w3ljquede bién entendido que cuando una palabra es lei

en la memoria tampén en direccionado temporal, es inmediatamente escrite

en el blogue memoria de registradores 19.
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Un control de imparidad es efectfado en cada palabra de 16 eb,
en cada escritura em el bloque memoria de registradores 19 de ﬁna palabra
procedente de una memoria tampon; la imparidad es calculada en la interca~
re de entrada 36 e inscrita al mismo tiempe que los 16 eb que contienen -
la informecidn de la palabra; asi puds en la memoria 35 de la palabra me—
moria de registradéres 19, una palabra estd constituida de 16 eb de infors
macion y de un eb de imparidad; en la lectura, la imparidad de la palabra
leida en la memoria 35 se calcula en la intercara de salida 87 ¥ se compaT
ra con la contenide en eb de imparidad de la palabra, pero solo los 16 =
eb de informacidn se envian a una memoria tempdn. Para cada falta de impa-~
ridad detectada, el contenido del contador de registradores 42 v el del

contador de palabras 45, es decir el nfmero de registrador y el némero de
la pelabra en falte, es transferido al regisiro 52; al mismo tiempo . la fal
ta de imparidad detectads hace subir la bdsculs 49 cuyo estado puede ser
comprobado por progremas; esta bascula es puesta a cero por la direccidn que
permite leerla; el contenido del registro er enviedo a la barre de informa
ciones multirregistradora LIMR para dar el ntmero de la palabra en faltas
La figura T representa un bloque de acceso 16 de una multirre-
gistradora y la memoria macroprogrema 13 con su circufto de direccionado
90; la capacidad de direccionado de la memoria macroprograme es de 32.000
pelabras de 48 eb cada unaj él direccionado de la memoria macroprograma Eel
efectda por un circuito constituido por dos puertas Y91, 82 y por una puer|
ta 0 93 éuya salids se conecta a’mn registro 95; una sefal de control pro-
cedente del pupitre por la linea pupitre LPI se aplica a una'entrada de la
puerta ¥91, y a una entrads de la puerta Y02 a través de un inversor 94;
otra enirada de la puerta Y02 se conecta a la barra de informaciones multid
registradora LIMR; otra entrada de la puerta Y92 se conecta a la linea de

control LCR 7y otra entraaa se conecta 8 la barra puntos memoria LMP; otra

Entrada de le punerta Y91 se comecla e la salida de un regisiro serie barra

eralelo 96 conectado & su vez al pupitre por las lineas pupitre LPI y LP2,



10

15

20

25

80

~18~ °

La salida del registro 95 se copecta al circuitd de direccionado 90 de la

reroria macroprograma 13. La salide de la memoria macroprograma se conec-
ta, por una parte, a una entreda de una puerta Y99 y, por otra, a una puer
ta Y114; otra entrada de las puertas Y99 y 114 se conecta a la salida de
una puertas 0 132 que recibe a la entrads las sefiales de reloj u1 y w17,
La salida de la memorias macroprograma se conects iguslmente a la légica

de control 17 (figura 3) por la wmidn 110 gue lleva los eb 1 a 8 de las

macroinstrucciones hacia una memoria de transcodificado 142 como se repre
senta en la figura 0. La salida de la puerta Y114 se conecta a la entrada
de un registro de intercars 107 de tipo serie/paralelo de una capacidad

de una palabra macroprograma; la salida del registro de intercara se co-
necta al pupitre por la conexidén pupitre LP1 que permite recibir un con-
trol del pupitre y emitir hacia el pupitre. La salida de la puerta Y99 se
conecta a la entrada de un registro de intercara 98 de una capacidad de
une pelabra macroprograma de 48 eb; la salida del registro de intercara -
08 se conecta a un circuito de decalaje 100 y a mn circuito de comtrol de
imparidad 100 que proporcions una sefial en un cable 102 la salida del -

circuito de decalaje 100 se conecta & la barra de informsciones multirre-

gistradora LIMR. Una entrada de control del circuito de decalaje se conec:
ta a la barra puntos memoria IMP, una entrada de control se conecta a la
1inea de control LCR, "y ura entrada de comtrol recibe la érdem ATE: la

barrs puntos memoria IMP proporciona seiiales que corresponden & los eb 8
y 21 a 27 de las instrucciones del bloque memoria de instrucciones 18, ¥
le linea de control LR proporciona una sefial AD101, para controlar los -
decalajes en la palabra macroprogrema presente en el registro jntercara =
98 y transferir el contenido del circufto de decalaje hacia la logica de

control a través de la barra de informaciones multirregistradora LIMR. El
cable 102 del circufto de control de imparidad 101 se conecta & una entrat

da de una puerta Y104 cuya otra entrads se conecta a le salida del regis-

tro 95; la salida de la puerta Y104 se conecta & un registro 105 cuya sali
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da se conecta a una entrada de una puerta Y106 que tiene otra entrada co
nectada & la linea de control LCR y otra entrada conectada a la barra pun-
tos memoria IMP; la salida de la puerta Y106 se conecta & la barra de infor
maciones multirregigtradora LIMR; el registro 105 sirve para memorizar la
direccién .de la palabra macroprograma en la gue se ha observado una falta
de imparidad.

La salida del registro 95 se conecta a una entrada de una puer
ta Y11l conectada a un registro 112 de una capacidad de 15 eb y de tipo -~
paralelo/serie gque proporciona em el cable 1123 mwn ntmeroc de fase al pupi~
tre, conectdndose otra entrada de la puerta Y111 a la salida de la puerta
0 133 due recibe a la entrads las sefiales de reloj ply piT.

Una palebra macroprograma que se designnri por macroinstruccidn
estd definida por 48 eb; los eb 1 a 8 dan la érden de la macroinstruccidn
y los ¢b 9 a 44 contienen datos y los eb 45 a 48 sirven para indicar la -
forms de programa. El desarrolle del macroprograma permite el tratamiento
de le palebra registradors dispuestea en una memoris tampon 20 & 21, cuando
ésta esta en direccionado espacial; wa secuencia de tratemiento comprende
32 tiempos elementos definidog por las seﬁles ¥o & y3l, La macroinstruce

cidén es direccionada por el regiztro 95, procediendo el direccionade normal

e posible direccionaf une macroinstruccién per el pupitre a través del re
gistro nerie/ﬁaralelo 96, El tratemiento de una palabra registradora se -
efectda de la manera siguiente, en el caso de un registrador rapido:

Sefinl mo

la palabra 0 del registrador dispuesto en la memoris tampén es leidaj esta
palabra 0 contiene el nimerc de la macroinstruccién a tratar, y este nime-
ro es dispuesto en el registro 95 con su rango correspondiente; este nameryo
es impuesto por el prograsma de instrucciones contenido en el blogue memoripn

de instrucciones 18, figura 3.

Sefial p1
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el coﬁtenido de la macroinstruccidén direccionada es transferido a los re—
gistros de intercara 98 y 107 y un control de imparidad es efectuado por =
el circufto control de imparidad 101, que en caso de falta de imparidad -
proporciona una sefial al registro 105.

Los eb 1 a 8 de la macroinstruccién que definen la drden son
desviados por la conexién 110 hacia la logica de control 17, figura 3, en
la que se utilizan para dirigir una memoria de transcodificado, como se =
precisard mas tarde, que por decodificado de estos 8 eb preporciona la fa-
se de partida del programa de insirucciones contenido en el blogue memorisa
de instrucciones 18 de la figura 8.

Sefialeg u2 a’x13
Tratemiento de la macroipstruccién por el programa de instrucciones. Los
diferentes eb 1 a 48 de la macroinstruccion son accesibles a las instrue-
ciones del programa de instrucciones por la barra de informaciones multir-
repistradoras LIMR a través del circuito de decalaje 100. La sucesién del
tratamiento de la macroimstruccién varia segﬁn le longitud de la macroins—
truccidn a tratar,es decir segin la érden de la macroinstruccidn direccio-
nadas la sucesidn del tratamiente es dada por las dos Wltimag instruccione
del progrema de instrucciones ¢ como miximo por las imstrucciones direccio
nedas por las sefiales p 14 y y15; se tiene por tanto:
| antes de la Gltima instruccién 6 instruccién direccionada por la sefial
14: lectura de la palabra 0 de la memorie tampén, conteniendo esta pala-
bre ol némero de la macroinstruccién, y ordenamiento de éste nimero en el
registro de direcciones 57 del circuito de direccionade espacial 39,
_ {ltima instruceidn & instruccidn direccionada por la sefial 15: calculo
del ntmero de la macroinstruccidn siguiente, calculo efectiado en el cir-
cuito de cdlculo 71 & 79, de la memoris tampdm, y colocacidn de este nimer
en la palabra 0 de la memoria tampdn.

Tres formas de funcionamiento del macroprograms son posibles;

<

son.i
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programa lento FPROLINT, simple programa SIMFRO 7y doble programa BIFRO.
lag diferentes formas de funcionsmientoe se imponen por la conr
binaridén binaria de los eb 45 y 46 de cada macroinstruccion, y se definen

por las siguientes combinaciones:

Forma de funcionamiento eb 45 -eh 46
FROLENT 1 061
SIMPRO 0 1
BIIRO 0 0

TROLINT - Solo las sefiales po a p15 sirven para el tratamien
to, siendo inactivas las sefiales y18 a 31,

SIMPRO — Para las sefiales o a 15 el programa es idéntico all
de PROLENT; las sefieles 16 a . 31 sirven para el tratamiento de una segun
da macroinstruccion que de 'hechor es el encadenamiento de la anterior; es-
ta segunda macroinstruccién se obtiene por lectura de la palabra 0 de la
memoria tampén bajo la accién de la sefial ¥16; el funcionamiento con la

antepentltima instruccién & con la sefial ¥30, con la dltima instrucci_én
¢ la sefial 81, es idéntico a lo que se ha dicho anteriormente para el -
funcionamiento con las seilales Vo & Y13

. BITRO — En esta forma de funcionamiento hay desarrollo de dos
programas peralelos que se ejecutan ;ie forma asincrpna. El primer progra=
ma es gobernado por las sefinles de reloj Yo a pib y arrancan por una lec—
tura, en la pala;x)ra 0 de la memoris tampdn, del nimero de la macroinstrug
cién a ejecutar; fineliza por la escritura, en la misma palabra 0 de le
memoria tampén, del nimero de la macroinstruccion a ejecutar en el cicle
siguiente. El segundo programa es conirolado por las selfiales 'de reloj y1§
a w31 y arranca por una lectura en la palabra 32 de la memoria tampin -
del ndmero de la macroimstruccidn a ejecutar; finaliza por la escritura,
en la misma palabra 32, del nfmero de la macroinstruccidn a ejecutar en -

el ciclo siguiente.

El caso de los registradores lentos es tratado de forma dife—



10

15

20

25

30

08

rente, puesto que se ha dicho que su capacidad era solo de 16 palabras en
lugar de 64 palabras para los registradores répidos. Cuande una memoria -
tampén estd en direccionado temporal existe escritura en la memoria tam—
pén de 64 palabras de la memoria 35, lo que corresponde al contenido de

4 registradores lentos. Cuando la memoria tampén pasa a continuacién a -
Gireccionado espacial, la bascula 118 del circuito de direccionado espa-
cial 89 permite el funcionemiento de las puertas Y118, 120 del circuito

de direccionado espacial cuyass sefiales de salida AEL2 y AEL1 respectiva-
mente, permiten el direccionado de los registradores lentos de la memoris
tempén, permitiendo las sefiales yo a Y15 tratar el primer registrador -
lento contenido en la memorie tampén, permitiendo las sefiales 116 a p31

tratar el tercer registrador lento contenido en la memoria tempén. Cade

registrador lento ocupa por tanto un sector en la memoris tampén, vy la -
direccién de este sector es dada por la ordes ADM a la puerta Y55 del cix|

cuito de direccionado espacial 39.

Después de un ciclo de lectura de la memoria 35, se encuentr
en una memoria tampim los mismos registradores lentos, pero es entonces ]1
segundo registrador lento el gue es tratado por las sefiales po a Y15 y_el
cuarto registrador lento el gue es tratado per lgs sefiales Y16 y y 31. -
Asi pués ceda registrador lento es tratado Gnicamente en un c¢iclo en dos;
quede bién entendido que el contenido de los cuatro.registradores lentos
es reescrito en la memoria 35, atnque hayan side 6 no tratados. El tiempo
de ¢iclo de un registrador lento es por tanto el doble del tiempo de ci-
clo de un registrador rapido. Todos los registradores, lentos y rapidos
tienen palabras reservadas para temporizacionese

Para los registradores rapidos las palabras 15, 81, 47 y 63
son palabras de temporizacidn utilizadas por la 1égiea de control 17; de
hecho son palabras de temporizacién de trabajo que pueden ser reiniciali-

zadas durante el tratamiento de un registrador; estas palabras son princi

palmente utilizadas para los intercambios, y son incrementadas a cada pasP
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del registrador por la memoris tampon, es decir a cada ciclo de la memo—
ria 35, durando un ciclo 16 milisegundos para 512 registradores. La pala-
bra 62 es la palabra de temporizacion &e desbhordamiento del registrador;
el desbordamiento de esta palabra al cabo de un tiempo dado, 4 horas 30
minutos por ejemple, pone a cero la palabra registradora concernida, es
decir las 64 palabras que constituyen wna palabra registradora, consis-
tiondo esta puesta a cero, como se Qa dicho, en impedir la escritura en
la memoria 35 de la palabra registr&dora contenida en wna memoria tampén;
la palabra 62 es incrementada cada 16 pasos de la palabra registradora en
la memoria tampon.
Para los registradores lentos cuya capacidad es de 16 palabras
(palabra 0, palabra 1, ... palabra 15) la palabra 15 es unapalabra de tqg
porizacién de trabajo y la palabra 14 es una palﬁbra de desbordamiento.
Ahora se va a describir el conjunto constituido por el blogue
memoria de instrucciones 18 y la légica de control 17 que le estA asocia-

da, estandoe representado este conjunto en la figura Qe

El blogue memoria de instrucciones 18 comprende la memoria 4
instrucciones propiamente dicha 140 y su circuito de direccionado 139, Lj
memoria de instrucciones tidne una capacidad de 4.096 palabras de 48 eb,
La lbgica de control 17 estd constituida por un médule de di-
reccionado 141 y un médulo blogue operador 150. El mbédulo de direccionado
141 comprende una memoria de transcodificado 142, mma puerta 0 143, m -
circuito légico de salto de fase 144, mn registro de direccionado 145, wn
registro fase pupitre 146. La memoria de transcodifiéado 142 recibe de la
memoria macroprograma 13, por la conexion 110, las 8 primeras eb de las
microinstrucciones que definen la macroinstruccidn a ejecutar y que diri-
gen la memoria de transcodificade cuya pepacidad es de 256 palabras de IJ

eb. La memoria de transcodificado efectﬁg una correspondencia entre el -

2 . - ’
némero de la érden que define una macroinstruccién y el nimero de la fas

inicial conbenido er el registro de direccionado 145; la fase inicial pr.
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porciona el comienzo de wn programa de instruceciones contenido en la me-
moria de instrucciones 140,

La salida de la memoria de transcodificado se conecta a la -
barra de informaciones multirregistradora LIMR a la que se conecta una em
trada de la puerta 0 143j0tra entrada de la puerta 0 143 se conecta & la
salida del registrador fase pupitre 146 el cual se conecta al pupitre por
la linea pupitre LP2; otra entrada de la puerta 0 143 se conecta por la
conexidn 148 a una salida del mdédulo blogue operador 150; la salida de la’
puerts 0 143 se conecta al circuito légico de salto de fase 144 cuya sa-
1ids se conecta al registro de direccionado 145; una puerta 0 149 recibe
a la entrada las sefiales de reloj w15 y 31 y su salida se conecta al re-

gistro de direccionado 145 a fin de ponerlo a cero al final de la ejecu-

cibn de una fase anterior, es decir al final de ejecucidén de una macroins
truccidn. La salida del registro de direccionado 145 se conecta al circég
to de direccionade 139 de la memoria de imstrucciones 140.

El médulo blogue operador 150 comprende un circufto de inter-
cara 162 gue tiene su entrada conectada a lx salids de la memoria de ins-
trucciones 140; la salida del circuito de intercara constituye una barra
puntos memoria LMP que lleva los 48 eb de cada palabra instruccidn; el =
cireufto de inbercara 162 controla en un registro la imparidad de la pala-
bra instruccion que recibs, y una salida felte de imparidad del circuito
de intercara se conecta a una puerta Y164 cuya otra entrada se conecta a
le salida del registro de direccionado 145; la salida de la puerta Y164
se conecta & un registro falta de imparidad 165 cuya salida se conecta al
pupitre por la 1ines pupitre LP2. Un circuito de decoedificado 166 tiene

su entrada conactada a la barra puntos memoria IMP ¥ recibe asi los eb

(2]

1,2 v 3 de las palgbras instrucciones, que definen la orden de las instruc
ciones. Hay 5 tipos de imstrucciones, que se describirdn mas tarde, cars
terizindose cada una por una érden, siendo las ordenes ANT, POP, AIM,

ATE. El cirenfto de decodificado 166 comprende 5 salidas, proporci onando
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cada una upa orden., Un decodificador de direcciones 167 se conecta a la

salida del circuito de intercara.162 del gue recibe los eb 6, 7, 8 de las
palsbras instrucciones, y su salida comstituye la l1{nea de comtrel LCR -
que proporcions 7 sefiales AD101 a AD107 definidas por estos eb 6, 7, 8.

Un registro de emision 168 se conecta & la selida de la memoria de insiru

10

ciones 140 y su salida se conecta al pupitre por la linea pupitre LF2 ¥
permite visualizar la palabra instruccidn (48 eb)e

El moédulo bloque operador comprende igualmente wn primer acu-
mulador 151, un segundo acumulador 152, una red de decalaje 153 conectad
a la salida del primer acumulador, un circuito de cdleulo 154 conectado
a la salida de la red de decalaje y a la salida del segundo acumulador -
152, un tercer acumulador 155 que tiene su entrada conectada & la salida
del circufto de cdleulo 154 y su salida comectada a una enirada de una -

puerta 0 156 cuya salida se conecta & la barra de informaciones muliirre-

gistradors LIMR;Otrg entrada de la puerta 0 156 se conecta a la salida de
una puerta Y175 uﬂa de cuyas entradas se conmecta a la barra ;puntos memoria
IMP de la que recibe los eb 21 a 36 de las palabrae instrucciones, y cuya
otra entrada se conects a la linea de control LCR de la que recibe un cop
tro AD103. Los tres acumuladores 151, 152, 155 tienen cada uno uma capaci
dad de 16 eb, ¥ la barra de informaciones multirregistradofa LIMR que es-
t4 constituida por 16 cables, una informacién que puede contener como ma-
ximo 16 eb, distribuida de las informaciones constituidas por 16 eb. Una
entrada del primer acumulador 151 se conecta A la barra deinformaciones

LIMR, conectandose otra entrada a la berra puntos memoris IMP de la que -
recibe el eb 93 finalmente otra entrada se conecte a la salida de wn in-
versor 177 cuya entrada se conmects a la salida ART del circuito de decodil
ficado 166. La entrada del segundo acumulador 152 se conecta a la salida

deun circuito logico 163 una de cuyas entradas se conecta a la barra pun-

4os memoria IMP y recibe asi los eb 5 & 20 de las palsbras instrucciones,

y otra entrada se conecta a la barras de informaciones multirregistradora
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LIMR. Una entrada de control de la red de decalaje 153 se conecta a la
salida de una puerta Y176 una de cuyas entradas se conecta a aa barra -
puntos memoria IMP de la que recibe los eb 17, 18, 19 de una palabra ins-
truceidn, y cuya otra entrada se conecta a la salida POP del circuito de
decodificado 166,

El tercer acumulador 155 tiere mma entrada de control conects
da a la salida POP del circuito de decodificado 166 y otra entrada de con
trol conecteda a la barra puntos memoria IMP de la que recibe los eb 16 y
20 de las palabras instrucciones.

Tn ;ircuito comparador 157 tiene una entrada conectada a la
salida del segpundo acumulador 152 y una entrada conectada & la salida del
circuito de cdlculo 154; el circuito comparador esta constituido por cuna-
tro comparadores cuyas salidas sé conectan respectivamgnte a cuatro enpqg
das de un circufto 1dgico 158 comectado ignmlmente a la barra puntos memo
ria IMP de la que recibe los eb 33 a 36, cuya salida se conecta por la co
nexién 148 a una entrada de la puerta 0 143 del mbdulo de direccionado -
141. El1 circufto de calculo 154, ademis de su salida conectads a la entr
de del tercer acumulador 155, tiene una salida "igualdad" y una salida ;7
tratencion™ conectadas cada nna a una entrada distintn del cireuito logi-
co 158. la salida igualdad proporciona una seflal cuando el circuito he -
cdlculo efectia nnu'éomparacién y que detecta una igueldad; la salide re-
tencién proporciona una sefial cuando el resultado de una operacién dife~-
rente de la comparacion es positiva. .

Une entrada de control del circuito de calculo 154 se conecta
s la salida de un circuito ldgico 160, una de cuyae entradas se conecta a
ls saliéa POP del circuito de decodificado 166, conectandose otra entrada
a la barra puntos memoria IMP de la que recibe los eb 21 a 26 y otra en-
trada lo hace a la selida de un regist;o.de control 159 cuya entrads a zu

vez se conecta a la barra de informaciones mmltirregistradora LIMR de la

que recibe los eb 9 a 16.
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Un circufto légico 161 tiene una epntrada conectada a la salid

da de la red de decalaje 153, otra entrada conectada a la salida del se-
gundo acumulador 152, otra entrada conectada a la barra puntos memoria -

IMP de la que recibe el eb 15; su salida se conecta a la barra de infor-

5 macionesLIMR.

Un registro 170 tiene une entrada conectadara la salida del
segundo acumulador 152 y una entrada conectada g la salida de la r;d de
decalaje 153; su salida se conecta & #na entrads de uwna puerta 0 171 cuyd
salida se conects al pupitre pur la linea pupitre LP2. Un registro de in-
1e formaciones 173 'se conecta a la entrada a la barre de informaciones multi

registradora LIMR y a la selida a una entrads de la puerts ¢ 171. Un regi

{7

tro de saltos de fases 174 se conecta a la entrada por la conexidn 148 =
al circuito légico 158, y a la puerta 0 143 y a la selida a una entrada
de la puerta 0 171.

152 El conjunto representado en la figura © permite el desarrollo
de instrucciones a partir del decodificado de una macroinstruccidén. A es-
te efecto el regisfro de direccionedo 145 es puesto a cero al final de la
fase anterior por una sefial W15 6 y 81; esto permite imponer las dos pri-
meras instrucciones que permiten la lectura de la macroinstruccidn y el =
20 transcodificado del cddigo de érden de la macroimstruccién.a partir de -

los eb 1 & 8 de la macroinstruccidn, que permite iniciar el registro de -

direccionado 145 al comienzo del programa de instrucciones. El registro -~

de direccionado 145 se carge a partir del circuito logico de saltos de fa:
I

se 144 que puede recibir informaciones ¢ bién a través de la barra puntos
& memoria IMP § bién de la barra de informaciones multirregistradora LIMR,
¢ incluso de la salida de la memorie de transcodificado 142 ¢ incluso de
la salida del modulo bloque operador 150 ¢ finalmente del pupitre pars -

permitir una visualizacién de una instruccién direccionada por pupitre. =

La duracién de ejecucidén de una instruccidn és de 980 nanosegundos; las -

30 _ )
sefiales de reloj y15 y 31 sirven para poper a cere el registro de direc-
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cionado 145 del programa de instrucciones al comiénzo de cada fase del -
macroprograma, para permitir la lectura, en una memoris tampén 20 o 21,

ya sea de la palabra 0 6 bidn de la palabra 32 que contiene la fase de ~
partida del programa de instrucciones. El contenido del registro de direg
cionado 145 es a continuacidn funcidn del desarrolle del programa de ins-

trucciones.

La palabra instruccién es transferida al circuito de interca-

ra 162 que efectda un control de imparidad; en caso de mela imparidad, 1
direccidén de le palabra en falta es trensferida al registro falta de im

ridad 165 que asezura asi la emisidn hacia el pupitre. El primer acumula-
dor 151 es cargado por le barra de informaciones multirregistradora LIMR
cuando recibe el eb 9 de una palabra instruccion, salvo para la palabre

instruccidn de drden ANT. El segundo ecumulador 152 se cargs ya sea por

ia barra de informaciones multirregisiradora LIMR, $ bién por los eb 5 a
20 de una palabfe instruccidn llevedos por le barrs puntos memoria IMP,

La red de decalaje 153 permite decalar a la derecha & a la izquierda leas
informaciones recibidas del primer acumulador 151 y de enviarlas 6 bién

sobre la barra de informaciones multirregistradora LIMR a través del cir-
cufto 18gico 181, & bién sobre el circuito de cdlculo 154. El circufto de
cdlculo 154 permite efectiar operaciones ldgicas o aritméticas por secto—
res de 4 eb de uma informacion; el resultado de estas operaciones es colo
cado en el tercer acumulador 155; el registro de control 159 y el circuf=
to légico 160 permiten el control del circufto de cdleulo 154. El circui~-
to comparador 157 determina, en funcidén de las informaciones recibidas de
segundo acumulador 152 y del circuito de calculo 154, los saltos de fase
SPH1 a SPH8 que permiten el direccionado de 1a nueva fase del programa de
instrucciones. E1 detalle de las inmstrucciones que corresponde # las ords
nes ANT, POP, ADM, AIM, ATE serd dado mds tarde; se observara para cada

instruccidn el significado de los diferentes eb que la constituyen.

Ahora se vd a describir el médulo de receptores de sefializaci

b
o
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22 de la figufa 3, representada en la figura 113 su misidn es recibir y
almacenar las sefializaciones relativas a las lineas de abonados 6 & cir-
cuitos, siendo emitidas estas seiflalizaciones por las unidades de seleccitn
sobre las lineas de ensayo LT, y confirmar 6 mo, el cambio de estado de

las lineas de abonados & de los circuitos; Un multiplexador 180 recibe -
las mefiales de emsayo LTO a LT63, procediendo cada 1inea de ensayo de unﬂ
unidad de seleccidn, supoﬁiendo que hay 64 unidades de seleccién como ma-
zimo. La salida del multiplexador se conecta a un registro de estado de

1ineas de ensayo 181 cuya salide se conscta & un registro tampén 182; una
ldgica de salida 183 se conecta a la entrada a la salida del registro tqg
pon 152, v & la salida a tres memorias de estado anterior 184, 185 y 186
y & una entrada de un comparador de esiado 18; cuya salida se conecta a
tres memorias de estado confirmade 188, 189 y 190; otra entrada del comnﬂ
rador de estedo 187 se conecta a cada una de las salidas de las memorias
de estado anterior 184, i85, 186, por la conexidn 200; wn contader 191 -
gobernado por la sefial de reloj 65hl tiene su salida conectada a una en=—
trada del control del multiplexador 180, a una entrada de una puerta 0192
¥ a una entrads de una puerta Y201 que tieme otra entrada conectada al ~
mddulo reloj y que recibe la sefial de reloj 82; la salida de la puerts -
Y201 se conecta a un registro 202 conectado & la légica de salida 183 por
cables IRT, IRF, IRP0, asegurando el registro 202 la seleccidn de las li-
neas de ensayo en la 1dgica de salida 183, permitiendo el cable IRT la -
seleccién de las lineas de ensayo relativas a abonados y circuitos, perq%
tiendo el cable LRF la seleccion de las lineas de ensayo correspondienteé
a sefnlizaciones multifrecuencias, permitiendo el cable IRPO la seleccidm
de lag lineas de ensayo correspondientes a puestos de operadoras; Wna puer
ta Y193 tiene una entrada conectadﬁ a la barra de informaciones multirre-
gistradoras LIMR, una entrada conectada a la 1inea de control LCR que le

proporciona la sefial direccién AD105, y una entrada conectada a la barra

puntos memoria LB que le proporciona el valor del elemento binario 21 de
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las instruccionese.

La salida de cada memoria de estado anterior y de estado con-
firmado se conecta & una entrada de uns puerta Y194, 195, 196, 197, 198,
199 asociada a cada memoris; otra entrada de cada puerta Y se conecte a
la linea de control LCB, y la salida de cada puerta Y se conecta a la baxy
ra de informaciones multirregistradora LIMR.

La seBalizacidn relativa a un abonado ¢ a un circuito conecty
do sobre la via temporal i de un multiplex entrante LREC 6 LRE1 de una
unidad de seleccién x, se presentes sobre la linea de ensayo LTx, asociada
a la unidad de seleccidn, en la via temporal t(j+1). As{ pués para un abg
nado, la sefinlizacidn de bucle de abonado se presenta en t(i+1) 6 2 pare
el multiplex entrante LREO y en t(i+1) 8 5 para el multiplex enmtrante =
IRE1, y para un circuito en t(i+1)8 2 y t(i+1)6 3 para el multiplex en-
trante IREO y en t{it1)0 5 y © (i42) 6 1 para el multiplex entrante IREl,
es decir dos eb de sefializacién para mn circuito, por multiplex entrante.
El mbdulo receptores de sefializacion permite el acoplamiento de 64 unida-
des de seleccidn, enumeradas de 0 a 63;las unidades de seleccién son divi
didas en cuatro grupos de 16 unidades de seleccién, es decir un grupo -
GRO para las unidades de seleccion enumeradas de 0 a 15, un grupo GR1 pana
las unidades de seleccién enumeradas de 16 a 31, un grupo GR2 para las ~
unidades de seleccion enumeradas de 32 e 47 y un grupo GR3 para las uni-
dades de seleccién enumeradas de 48 a 63.

Cada 1fnea de ensayo LT que sirve a una unidad de seleccidn
puede igualmente ser utilizada para transmitir la sefializacion de cuatro
puestos de operadoras; la sefinlizacion relativa a los puestos de operado-
ras comprende 5 eb. Finalmente las primera y éltime unidades de seleccion
de cada grupo, es decir las unidades de seleccidn enumeradas 0, 15, 18,
31, 32, 47, 48, 63, estdn reservadas para la recepéidn de las sefializacig

nes multifrecuencias; estas sefializaciones comprenden igualmente 5 eb, El

contador 191 permite la exploracién de las lineas de ensayo LTO & LT63



10

15

20

25

30

—3i~
el direccionado temporal de las memorias de estado anterior y de estado
confirmado; la salida de la puerta Y193 permite el direccionado espacial
de las memorias de estado anterior y de estado confirmado.

Las memorins de estado anterior y de estado confirmado son -
agrupadas por dos y su misién es la siguiente:

—~ Grupo memoria de estado anterior 186 y memoria de estado -
confirmado 190; cada memoria tiene una capacidad de 512 palabras de 5 eb,
¥ en cada memoria 256 palabras estan reservadas para las sefializaciones
multifrecuencias, y 256 palabras estan reservadas para las seflalizaciones
procedentes de los puestos de operadoras.

~ Grupo memoria de estado anterior 185 y memoria de estado -

e

confirmedo 189; cada memoria tiene una capacidad de 1024 palabras de 4 ek
este grupo estd reservado a la sefializacidn de los aﬁonados y de los cir
cuftos de las unidades de seleccién enumeradas de 0 & Si.

- Grupo memoria de estado anterior 184 y de estado confirma-
do 188; cada memoria tiené una capacidad de 1.024 palabras de 4 eb; este
grupo esta reservedo a la sefializacién de los abonados y de los circuitos
de las unidades de seleccién enumeradas de 32 & 63. El funcionamiento del
médulo receptores de sefializacién es el siguiente: cada linea de ensayo
LT de una unidad de seleccidn tiene 32 vias temporales, de una duracidn
de 3,9 microsegundos; y las lineaz de ensayo estan en nimero de 64, hay
por tanto 32 x 64 = 2,048 vias a leer, lo que demands practicamente 64 x

82 x 3,9 microsegundos es decir 8 milisegundos. El estado actual de cada
via es leido bajo control del contador 191, y el resgltado de la lectura,
es decir el estado actual, es puesto en memoriaren una memoria de estado
anterior; por otre ladeo el estado actual de la sefializacion es comparado,
en el comparador de estado 187, al estado anterior que le llega por la -
conexion 200; este estado anterior si es idéntico al estado actual, es en

tonces transferido a una memeria de estado confirmado; 8 mxlzsegundos mas

tarde la operacidn empieza de nuevo. El acceso a estos datos, es dec1r lg
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lectura de las informaciones de estado anterior y de estado confirmado, p4r
el bloque memoria de regisﬂradores 19 eos afectuada en direccionado espaciJl
este direccionado es realizado por una instruceion del programa de instrug
ciones. la escritura de las memorias es efectiuada en direccionado temporal
por el contador 191. Los estados de vies so almacenan en memoria y el pro-
grama tiene la posibilidad, a cada instante, de consultar el estado de unﬁ
via.

La figura 12 representa el médulo emisores de sefializacién 23
de la figura 3. La misién de este modulo es la preparacién y la emigion -
de mensajes de controles de tonalidades y de sefnlizaciones hacia la red
de conexién. Este médulo comprende dos memorias 210 y 211 idénticas, direg

cionadas por una légica de direccionado 212 gobernada por les sefiales de

reloj wl & w8jle légica de direccionado es igualmente conectada & la ban
ra puntos memorias IMP por la que recibe eb de las instrucciones que permi
ten el.direccionado de las memorias 210 y 211 a partir de la barra puntos
memoria IMP. La entrada de cada memoria se conecta a la barra de informa-
ciones multirregistradora LIMR por mediacidn de wna puerta Y213, 214 res-
pectivamente; cada puerta Y tiene una entrada conectada & la barra puntos
memoria IMP. La salida de cada memoria se conecta a una entrada distinta

de una puerta 0 215, cuys salida se comnecta, por una parte, a ma entrada
de una puerta Y218 y por otra, a una entrads de una puerta Y217; otra en-
trada de la puerta ¥216 recibe las sefiales de reloj to 17 otra entrada

de la puertas Y217 recibe las sefiales de reloj to wi o+ La salida de la puen
ta Y216 se conecta a un registro 218, que es un registro paralelo/serie —
y cuya salida se conecta & la entrada de una lééica de salida 220; la ma~-
lida de la puerta Y217 se cenecta a un registro 219, que es un registro -
paralelo/serie y cuya salida se conecta a la entrada de una logica de sa=-

lida 221; las légicas de salida 220 y 221 tienen su sslida conectada a la

1{nea de conexién MIX que se conecta a la red de conexién 1 de la figura %

La linea de conexién MLX es multifilar, conectdndose cada 16gica de sali
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a la red de conexidn por dos cables de la linea de conexidn.

Las memorias 210 y 211 estdn alternativemente en ;scritura ¥
lectura. Mientras que se escribe en una memoria, se lee en la otra memorig
para la emisidén hacia la red de conexidn, siendo la almena de tiempo que
permite la escritura en memoria de un milisegundo. Cada ldgica de salida -
puede transmitir un mensaje, es decir una palabra de 28 eb, cada 125 micrg
segundos, es decir 8 mensajes en un milisegundo, y por consiguiente 16 men
saje para las dos ldgicas de salida; la utilizacidn de dos registros 218,
219 permiten la conduccidn de 16 mensajes durante la escritura a una memo-
ria, puesto que las informaciones de la otra memoria, que esta en lectura,
son alternativamenie desviadas a los registres 218 y 219. la escritura em

los registros se realiza durante la via temporal to de cada trama de 125

de direccionado de la légica de direccionado 212 es incrementado después
de cada lectura de la memoriajcada palabra es borrada, en la memoria, des-
pués de la lectura. las palabras dispuestas en los registros son emitidas
en la misma trams que aquella donde estdn inscritas; ese emiten desds la =

via temporal 15, instante & 5 hasta la via temporal t21 instante 8 3.

Un mensaje es emitido si el registro donde se encuentra conti

ne al menos 1 eb que indica la funcién; en caso contrario se impide la sa

1ida del mensaje por la 1ldégica de salida correspondiente. Un control de i

paridad es efectuado, em la légica de salida, en el .contenido del memnsaje;
en caso de mala imparidad; hay restablecimiento de la buena imparidad afia-
diendo 1 eb en el mensaje en 21 € 8; cuando la memoria en lectura ha si-
do leida, la misién de las memorias 210 y 211 se invierte. Es posible efeg
tuar un control de funcionamiento por un programa de ensayo gue, pPor una =
parte permite controlar el envio de una tonalidad por el modulo emisores
de sefializacién a partir é; una palabra registradora de una memoria tampon

20 6 21, y por otrs solicita al intercembiador la lectura de una palabra

de control en la red de conexién; la lectura correcta de la palabra permitF
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asi verificar el buén funcionamiento del conjunto légico de control 15, =i
del bloque memoria de registradores 19, del blogue memoria tampén 14 y del
médulo emisores de sefializacién 23, asi{ como de la buena transmisidn del
mensaje en la linea de conmexidn MIX.

La figura 13 representa un blogue entrada/salida; el modulo =
enirada/salida 24 de la figura 3 comprende al menos un blogue entrada/sa—
lida, tal como se representa en la figura 13. El médulo entrada/esalides asd
gura la intercara entrg el multirregistrador y el intercambiador; cada —
bloque entrada/salida tieme por tanto un acceso lectura/escritura por el
intercambiador y un accesc lectura/escritura por el multirregistrador; ce-
da bloque entrads/salida se conecta por tanto a la barra de intercambios
LIE y a la barra de informaciones multirregistradore LIR,

Un blogue entrada/salida se compone esencialmente de una memo-
ria 230, de una capacidad de 256 palabras de cuatro sectores de 4 eb; la
memoria esté dividida por ejemplo en 32 zonas memorias de & palabras, perg
esta divisidn es meramente de légica, estando especislizada cada zona me—
moriaj bay zonas memoria para la entrada, es decir que reciben informacio-
nes por la barra de intercambios LIE a destinos del multirregistrador; hay

zonas memorias para la salida, es decir gue reciben informaciones para la

barre de informaciones multirregistradoras LIMB de destino del in%ercambi
dor; hay zenas memoria reservadas & tareas de observacion y zonas memori;j
reservadas al conteo; finalmente hay zonas memoria reservadas a mensajes
de tipo dado, tales como: mensaje entre los intercambiadores de las unida-
des de control 4 y 5 por las lineas de intercambios ELM, mensaje entre el
érgano de control 7 y un intercambiador por las lineas de control LC, men-
saje entre una uhidad de seleccion y un intercambiador por las lineas de
marcado LU.

Une puerta 0 231 se conecta a la entrada a la barra de infor-

maciones multirregistradora LIMR y a la barra de intercambies LIE. La gali

da de la puerta 0231 se conecta a una entrada de cada una de las puertas -
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Y232, 233, 234, 235; la salida de cada puerta Y se conecta s una entrada
diferente de la memoria 230, permitiendo cada puerta Y la escritura, en m
sector de cuatro eb, de un sector de cada una de las 256 palsbras de la —
memoria. La memoria 230 tiene cuatro salidas, uma por sector, que se coneg
tan respectivamente, por una parte, a una entrada de las puertas Y236, -

237, 238, 239, cuyas salidas se conectan a la barra de intercambios LIE,

y por otras parte, a una entrada de las puertas Y240, 241, 242, 243 cuyas

salides se conectan a la barra de informaciones multirregistradoras LIMR;
otra entrads de las puertas Y240,241, 242, 243 se conecta a la salida del
circuito de decodificado 166 que proporciona la érden ATE, figura 9.

La memoria 230 puede direccionarse ya sea por el multirregis—
trador 6 bién por el intercambiador. Para el multirregistrador, el diree~
cionado es proporcional ya sea por la barra de informaciones multirregis-
tradora LIMR por mediacién de un registro de direccionado 244 § bién direg
tamente pér la barra puntos memoria LMP. Fara el intercambia&or, el direc+
cionado es Unicamente proporcionado por la barra de intercambios LIE.

El registro de direccionade 244 tiene su entrada conectada a
la salida de una puerta Y245 una de cuyas entradas se conecta & la salida
del circufto de decodificado 166 que proporciona la drden ATE y otra entra
da se conecta & le salida de la puerta 02313 la salida del regisiro de di-
reccionado 244 se conecta & una entrads de una puerta Y248; um registfo dd
direccionado 246, que sirve pare el direccionado por el intercambiador, -
tiene su entradas conectada a la salida de una puerta Y247 una de cuyas en-
tradas se conecta a la salida de la puerta 0231 y cuya otra entrada se co-
necta a la linea de control LCE del intercambiador (ver figuras 14 y 17);
la salida del registro de direccionado 246 se ¢onecta a una entrada de ung
puert; Y248. Otra puerta Y250 tiene una entrada conectada ala barra puntos
memoria IMP que 1leva los eb 21 a 28 de las palabras instrucciones. Otra
entfada de la puerta Y248 reciSe la sefial de reloj ET, y otra entrada -

de las puertas Y249, 250 recibe la sefidl de relej A41; 1a sefiel A1 es la
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sefial complementeria de la sefial de reloj fll. La salida de cada .uma de -
las puertas Y248, 249, 250 se conecte respectivamente e una entrada de vme
puerta 0252 cuys salida se conecta al circuito de direccionado 253 de la
pemoria 230 por la conexidn 254 que lleva los eb 9 & 16 de las barras de
informeciones multirregistradora LIDR y de intercambios LIE, 6 los eb 21
s 28 de las barras puntos memoria IMP; la salida de la puerta 0252 se co-
pecta igualmente e una entrada de ura puerta Y256 por una conexidn 255 que
lleva los eb 1 & 8 de las barras de informaciones multirregistradora LIMR
y de intercambios LIE. La puerta Y256 tiene otras dos entradas conectadas
respectivamente ala barra de direccionado LAE y la linea de control LCE
del intercambiador que definen direcciones de sectores & leer en la memo-
ria 230, conectandose la salida de lappuerta Y256 a una entrada de las -
puertas Y236, 237, 238, 239 y proporcionando segin las informaciones reci
bidas por la conexion 255, una sefial para una 4 variss de las puertas Y23E'
237, 238, 239,

Finalmente una entrada de una puertes 0258 se conecte & la se~-
lida de una puerta Y257 que tiene una entrada conectada a la selida del
circuito de decodificado 166 que proporciona la orden AIE y otra entrada
conectada a la berra puntos memoris IXP y gue recibe asi el eb 32 de la =
instruccidn de érden ATE; otra entrada de la puerte Y258 se conecta a la -
barra de direcciones LAE del intercambisdor; la salida W de la pmerta 0258
se conecta & una entrada de las puertas Y232, 233, 234, 235, permitiendo -
estas puertaz la escritura en la memoria 230 de las informaciones que pro=
ceden 6 bién de la barra de informaciones multirregistradores LIMR 4 bién
de la barra de intercambios LIE.

Ahora se va a describir las macroinstrucciones utilizadas; en
las figuras 8a, 8b, 8¢ se observa el formato de estas macroinstrucciones
que comprenden cada una 48 elementos binarios, designados por la abrevia-

cién eb; las macroinstrucciones utilizan une escritura simbdlicaj las orde

nes que definen las funciones son dados por los eb 1 a 8.
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1) EMO — Esta orden permite la escritura en una memoria tampén de wn parg -
metro P de 8 eb & de 16 eb. La direccidn Ad, de la.palabra en la memoria
tampén v el velor del parametro se dan per la macroinstruccién. El pard—
metro tieme un valor de 8 6 16 eb, y puede escribirse en una palabra com-
pleta (16 eb) de la memoria tempén & en un ocpeto de_nng palabra (8 eb).
El salto de fase, SPH, de 12 eb permite escribir un salto de fase de 0 a
+ 2,047, que afiadido a la fase actual, dara la fase siguienf;e d:el progrﬁ
ma.
2) BMAS - Este orden permite la escritura.en memoria tampon, en w sector
de 4 eb de una palabra, de un pardmetro P de 1, 2, 3 § 4 eb. La direccidn
Ad, de la palabra en la memoria tampiny del sector de la palabra se codi-
fica en la macroinstruccidn. El valor del parémetro P,es dado en cuatro
eb, ¥ una ceratula, M, en 4 eb indica para cada eb que tiene el valor "1"
que es preciso inscribir el valor correspondiente del pardmetro; y para
cada eb que tenga el-valor "0" que el valor correspohdiente del parédmetro
no debe inscribirse. El saltc de fase SPH, de 16 eb, permite escribir wm
salto de fase comprendido emntre 0 y + 32.000, que afiadido & la fase ac-
tual dara la fase siguniente del programa.
3) RMASI - Esta érden es idéntica a la orden EMAS, salvo en lo que respegc
te &l direccionado. Aqui se trata de un dirsccionade indirecto, siendo Q%
de la direccitn en la memoria tampén por una palabra de la memoria tampn
cuya direccidn Ad, es dada en la macroinstruccidn.
4) TEDEUM - Esta érden permite dos operaciones sucesivas de lectura/escri!
turs en une memoria tampén. Hay en primer luger lectura, en memoria tam—
pon, de uca primere palabra cuya direccién es dada ' por la primera direc=
cién fuente, 1% Ad. So. de la macroinstruccidn, y escritura de la infornﬂ
cién leida en une palabra de la memoria tempén cuya direccidn es dada por
1a primera direccién destino, 1% Ad.D. Una segunda operacion similar es

ejecutada con la gegunda direccion fuente, 2¢ Ad. So, ¥ la segunda direc

cidn destino 28 Ad.D. El salto de fase SPH esta comprendide entre 0 + 7.
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5) TFT - Esta érden permite leer en una memoria tampdn ume palabra cuya
direccién es dade por la direccidn fuente Ad.So. La informacidn leida es
reescrita en la memoria tampon en una palabra cuya direccién es dada por
la direccidn destino, Ad.D. El valer del cédigo C indica si se trata de
una palabra completa, de un octeto, 6 de un sector de esta palebra. El -
salto de fase SFH estd comprendido entre 0 y+ 32.000.

6) ERAN - Esta érden permite una conexidn, PH, inééndicional, en cunalquier
lugar del progrema; el conexionado permitido esta comprendido entre O y
82,000, PH o5 un nimero de fase de conexidn octal.

7) SAU - Esta orden es un salto de fase, SPH, incondicional; permite afia-

dir a la fase actual un salto de fase comprendido entre 0 y + 82.000, pa
ra conectar el programa en unas fage determinada.

8) REF0 - Esta orden es una macroinstruccién de espera del programa. El
salto de fase es nulo y el programa esta a la espera.

9) EFF - Esta érden es la dltima despuds de la utilizacién de una palabra
registrador. Permite borrar le palabra registrador que scaba de desarrollar
el progrema.
18) PRISE ~ Esta érden inicializa una palabra registrador. Esta iniciali-
zacion puedé efectuarse en un registrador rdpido para el desarrollo de m
programa psra tratar uns comunicacién, 6 sobre un registrador lento para
las funciones de tasacidn. Sin embargo esta inicializacion no tiene lugar
mds que con ciertas condiciones. Para la toma de un registro lento basta
que la béscula 115 figura 6b, esté en el valor*1", existe entonces toma dd
primer registrador lento libre, en una memoria tampén, que se utilizard -
para la tasacién de la commicacion. Para la toma de un registrador rapi-
do es preciso en primer lugar que la bdscula 118 esté al valor "0"; a cond
tinuecidn la toma se efectliia bajo las siguientes condiciones:

a) que el ndmero del registrador durante el tratamiento (nimero dado por

el contador de registradores 42 figura 6b) no sea ni el primero ni el Altil

mo del nimero maximo de registradores. En efecto cada uno de estos regis—
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tradores tiene una misidn perfectﬁmente definida; el primer registrador
se utilizard para la observacidén del trafico, como por ejemplo el nimero
de nuevas llamedas llegadas al multirregistrador durante un tiempo dado,
y el dltimo registrador permite el tratamiento de ias faltas 7 su transe-
ferencia hacia el médulo de entrada/salida 24, figwra 3.

b) Que el nfmero de registradores rapides libres sea superior al nvmero
indicado, en la macroinstruccidn es decir por Enr._MRl. Rap. pare el mul<
tirregistrador 10, & bién por Enr. Rap. QRQ. para el multirregistrador -
11, figura 2. Si hay toma de un registrador ripido la sucesion del >ogrg
me permite un andlisis de la fnn;ién gue ha provocado la toma (nuevu lla=
mada, sintonizacién, nueva llamada seguida de wn meqsaje); la conexidn -
del programa es entonces funcidén de este andlisis.

11) OBTRA ~ Esta 6rden permite realizar un incremento en wm valor coloca-
do en una palabra del médulo entrada/salide cuys direccién Ad.Ta.Obs es
dada por la macroinstruccion. Permite por ejemplo incrementar una memoris
donde seran . dispuestas todas las nuevas llamadas; esta memoria contendry,
al cabo de mm tiempo determinado, todas las nuevas llamsdas llegadas al
multirregistrador. E1 salto de fase, SPH, es dade ptr la macroinstruc—
cion y estd comprendido entre 0 y i 1275 contiene el valor a afladir a la
fase actual del programa pare comseguir la fase siguiente.

12)CONSII~i~ Bsta orden permite un doble ensayo. En primer lugar lectura
de un valor de sefializacidn en la direccion Ad Sign, dade por la macroing_
truccién, y comparacién con um parametro P cuyo valer es igualmente dado
por la macroinsiruccién. Si la comparacién es mala, el salto de fase es
dado por SPH1; si la comparaeién es buena hay un segundo ensayo en uma
temporizacién cuya direccion Ad Te es dada por la macroinstruccién con wm
pardmetro de temporizacién =P Te igualmente dado por la macroinstruccidn.
Si ls comparacién es buens el salto de fgse es de +1, ; si la compara-
cién es mala, el salto de fase es dado por SFH2,

Los valores de los saltos de fase son:
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SPH2 : de O a % 127

SPH1 : de 0 a4 7 7
13) CONSIL -2- Este érden es idéntica a CONSIL 1; sole la direccidm de
la temporizacion es diferente.
14) CNFES - Esta érden es idéntica a las anteriores; pero el parametro
de temporizacidn PTe es dado en 4 ebs ‘ -
15) ATTES ~ Este 6;den permite confirmar que el tiempo de espera de una
sefializacion estd conforme a un ﬁarémetro. La sefializacidn es leida en
el médulo receptores de sefializacidn 22, figura 3, en la direccion Ad. -
Sign dada por la macroinstruccién; el tiempo de espera e comparades a wn
pardmetro P en la macroinstruccidn. Si el tiempo de espera es bueno hay
salto dé fase SPH2; si el tiempo de espera es malo hay comparacion de mma
direccidn de temporizacién, Ad. Te, dada por la macroinstruccién; con wm
parametro de temporizacion, P Te. Si la cemparacién es buena hay salto
de fase + 1; en el caso contrario el saltoc de fase es SFHI.

Los valores respedtives de los saltos de fase eon:

SPH2 : de 0 a4 127 '

SPH1 :deOat T
16) RMF - Se trata de una érden de ensayo sobre la sefializacién multifre-
cuencias recibida por el médulo receptores de sefializacidén 22. El valor
de la sefializacion es leido en la direccidn Ad. Sign dada por la macro—
instruccidn; este valor es comparado & un parémetro codificado C, en la
macroinstruccién. Hay tres cddigos posibles: 0001 numeracion, 0010 sefia-
lizacion, 0100 frecuencia de conirol; en los dos primeros casos, el valon
de sefinlizacidn se inscribe en memoria en la direccién inscripcién, Ad Ins
dada por la macroinstruccidnj en el tercer caso hay unicamente reconoci-
miento de la frecuencia de control. Para estos tres casos, el salto de -
fase es SPH1; en el caso de no reconocimiento de codigo, el salto de fa—

se eg SHH2,

Log valores respectivoe de los saltos de fase soni
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SPH2 : de 0 a 4 127

SPHI : de0Oad+ 7
1?) RSI - Este orden permite probar la sefializacién ebonado, & circuito,
recibide por impulsos. La direccién de la sefializacidn recibida Ad. Sign,
es dada en la macroinstruccidn; el valor de este sefializacion es compara=—
do a un pardmetro P, aguardado, dado por la macroinstruccién. Si la com-
paracidn es positiva el salto de fase es SPHZ; es de SPH1 en el caso con—
trario.

Los valores respectivos de los saltos de fase son:

SPH2 : de 0 a + 127

SPHL : de 0 a4 127
18) SIP0 - Esta ordem permite la lectura, en la direccion puesta de ope-
radora Ad. Po, dada por la macroinstrucciom, de la sefializacién puesto -
de operadorea recibida. Este sefializacidén es analizada y orienta el progra
ma hacia diversos saltos de fase SPH1, SPH3, SPH4, SFH5, segim el valor
de la sefializacién. En caso de ne recepcién de la sefializacion, el salto
de fase es SPH2 cuyo valor estd comprendido entre 0 y 4 127.
19) TONAL - Ests orden permite el envio de la tonalidad hacia un abonado
6 un circufto. La macroinstruccién dé la direccién Ad, la funcion F, la
tonalidad Ton, y el salto de fase SHH, La; érdenes de envio de tonalidad
llenan wna memoria de tres palabras en el médulo emisores de gefializacidn
23, figura 3, gue contiene 16 memorias; si todas las memorias estdn lle-
nas, la orden se represente en el ¢iclo siguiente de tratamiento del re~
gistrador correspondiente.

El salto de fase SPH estd comprendido entre 0 y & 32.000.

20) TOTSI - Esta érden es idéntica a la drden TONAL pero precede de mm

ensayo sobre el médule receptores de sefializacidn 22, con la indicacidn
del pardmetro de ensayo, PT.

Si el ensayo es negativo hay salto de fase,SFH2, comprendido

entre 0 y + 127, y no de envio de tonalidad; si el ensayo es pogitive, =
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hay envio de la tonalidad Tom, y el salto de fase SFH1 impuesto es de -
+ 1.
21) TET(N — Esta orden es jdéntica a la anterior, pero el envib de tona-
lidad Ton, estd condicionado por um ensayo sobre el contenido de una pa-
labra en la memoria tempén, cuya direccidn es Ad.M; este contenido se ¢
pare a un pardameiro P, Si el ensayo es negativo hay salﬁo de fase, SPH2,
comprendido entre 0 y ¢ 7 ¥ no envio de tonalidad; en caso contrario hay
envio de tonalided y salto de fase impuesto, de valor + 1.
22) TORAZ — Esta orden permite el envio de una tonalidad como se indica
en la orden 19 TNAL, y la puesta a cero de una § varias temporizacioness
La ¢ las temporizaciones & poner a cero son dadas por el codigo tempori-
zacibn C Te, de la macroinstruccidn.

A la salida de la temporizacién hay salto de fase SPH compren
dido entre 0 y 4 2.047,
23) TOTEM - Esta érden permite un envio de tonalidéd como se ha definido
pars la érden TONAL, pero este envio esta condicionado por un ensayo so-
bre una palabra temporizacion contenida en la memoria tampén. La direc~
cién temporizacién Ad Te, de la macroinstruccién dé la direccion de la -
palabre temporizacién a leer en la memoria tampén; el contenido de esta
palabra temporizacién se compara a un parametro dé temporizacion P Te.
Si el contenido de la palabra temporizaciép es superior al parimetro de
teﬁporizacién, la temporizacion es sohrepasada y hey salto de fase SFH2;
en el caso comtrario hay envio de tonalidad y salto de fase + 1, El salta
de fase SPH2 estd comprendido entre 0y + 7 .
24) TERNUC — Esta érden efectis dos ensayos sucesivos; se lee un sector
de la memoria tampén cuys direccion Ad Sec, ex dada en la macroinstruccidn
el valor de la caratule M da un eb sobre 4 a ensayar. Si el ensayo es ne-

gativo hay salto de fase SPH2; =i el enssyo es positivo hay un segundo -

=]

ensayo en el contenido de un registro de numeracion teclado cuya direccid

Ad RNC es dada por la macroinstruccion a fin de verificar si este conteni
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do. Si este segundo ensayo es positive, es decir si el registro de numerg
cidn teclado estd a cero, hay salto de fase SFH1j en caso contrario el sal
to de fase es nulo. .

Los velores de los saltos de fase SFH1 y SFH2 son de 0 = ¥ 12]
25) COSPA — Esta orden permite comparar el contenido de mm sector de la —
memoria tampén cuya direccion, Ad Sec, es dada por la macroinstruccion,
de dos perametros, Pi, P2, cuyos valores son igualmente dados por la ma—
croinstruceidn. Si el contenido del sector es igual a P1 hay saltos de fg
se SPHi. En caso contrario hay comparacion con el segundo pardmetro P2;
en caso de igualdad hay salto de fase SPH2 y en caso contrario salto de
fase SFH3.

Los saltos de faseSPH2 y STH3 estan comprendides entre 0 y
+127; el salto de fase SPH1 estd comprendido entre 0 y + 7.
26)7ANAS —~ Esta oOrden permite le comparacion sucesiva de un pardmetro com
el contenido de un sector de la memoria tampén, cuya direccién Ad Sec es
dada por le macroinstruccién. Los pardmetros Pi, P2, P3, P4 son igualmen=
te dados por la macroinstruccidn. El contenido del sector es comparado en
primer lugar & Pi; si hay igualdad el salto de fase es de + 1; en el cago
contrario hay comparacion con P2, y si hay igualdad el salto de fase es
4+ 2; en caso contrario hay comparacién con P3, y si hay igualdad el salto
de fase es de + 3; en caso contrario hay comparacion con P4, y si hay -
igualdad el salto de fase es de + 4; en caso contraric el salto de fase
SPH5 es indicado por le macroimstruccidn, y su valer estd comprendido en
tre 0 y + 2.047.
27) ASMA - Esta érden es idéntica a la enterior, ANAS, pero en lugar de
comparar un séctor de cuatfo parametros, se compara este sector a 4 cara-
tulas M1, M2, M3, M4, sucesivas. Se compara por tanto la presencia de eb
a "1" en sl sector, siendo dada esta presencim por el valor de las cara—
tulas conteridas en la macroinstruccién. Los saltos de fases son jdénti-

cos a los de ANAS.
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28) RAZ ~ Este érden consiste en poner a ceré, en la memoria tampén, mma

6 varias palabras, 6 2, 4, 6 eb de una palabra de la memoria tampén. Esta
orden comienza por un ensayo que define a partir del contenido de la macro
instruccién las direcciones 0 los eb a poner a ceroj todas las informacie
nes necesarias scn contenidas en la macroinstruccién. El cédigo C, indica
segin su valor, lo que ha lugar de poner a ceroj palabra, octeto, sector,
eb.

RAZ 1 se refiere a la puesta a cero de 4 palabras, & de 4 octetos, ¢ 4 -

sectores cuyas direcciones respectivas son 1%2Ad, 22Ad, Seéd, 42Ad.

RAZ 2 se refiere a la puesta a cero de 2 veees 1, 2 6 3 eb, y M1, M2 son

cardtulas; las direcciones de puesta a cero son dadas por 1%Ad, 2%Ad.

29) TUTUS - Esta érden permite un primer ensayo en un eb en memoria tampén
y después eventualmente un segundo ensayo es decir en un eb & bién en m

sector, segfn la indicacidn contenida en el cdédige C, de la macroinstruc—
cién. El primer ensayo, que se refiere a un eb cuya direccidn Ad 1 es éa—
da por la macroinstruccidn, se realiza por comparaciém con el valor dado

por la cardtule M; si el segundo ensayo se refiere a un eb, la direccidn

de éste eb es dada por la macroinstruccion en Ad 1/4 y este ensayo se efeg
tda por comparacién con el valor dado por la caratula M1, Si los dos ensa
yos son positivos el salio de fase es + 1; si el primer ensayo es negati-
vo el salto de fase es SPH3; si el segundo ensayo er negativo el salto de
fase es SPHZ.

Si el segundo ensayo se refiere a un sector de 4 eb, la direg
cidn de este sector es dada por la macroinstruccion en Ad 1/4, ¥ este en—
sayo se efectéa por comparacién con el pardmetro P4. Los saltos de fase
son los mismos gue anteriormente.

Los valores de los saltos de fase son:

SHFH2 : de O & _-!: 7

SFH3 : de O a & 7

30) TESTUS - Esta orden permite un primer ensayo en un sector de memoria




10

15

20

25

30

—45-

tampén, y después eventualmente un segundo enseyo ya sea en otro sector &
bién en un eb, segin la indicacién contenida en el cbdigo C de la macroing
truccién. El primer ensayo que se refiere a un sector cuya direccidn Ad 4
es dada por la macroinstruccidn se realiza por comparacidn con el valor —
del pardmetro P; si el segundo emsayo se refiere & otro sector, la direc~
cidn de este sector es dada por la macroinstruccién em Ad 1/4 y éste enan
yo se efectia por comparacién con el valor dado por el parémetro P4, 8i -
los dos emsayos son positivos el salto de fase es + 1; si el primer ensa-
yo es negativo el salto de fase es SPHB, si el segundo ensayo es negativo
el salto de fase es SPH2. Si el segundo ensayo se refiere a un eb, la di-
reccidn de este eb es dada por la macroinstruccién en Ad 1/4 y este ensa—
yo se efectia por comparacién con el valor dado por la caratula Mi. Los
saltos de fase son los mismos que anteriormente.
Los valores de los saltos de fase son:

SPH2 : de 0 a 4 7

SFH3

de O & +7
31) CHIPO - Esta oOrden permite 1a'recepci6n de una cifra del puesto de -
operadoras. La direccidn de la cifra recibida es dada en Ad por la macro=-
instruceién, colocdndose esta cifra en una palabra de la memori; tampon -
s la direccién Ad CH dada por la macroipstruccion, y el salto de fase SFH]
esté comprendido entre G y + 127.En caso de no recepcién de la cifra, el
salto de fase, SPH2 estd comprendido entrs 0 y + 2.047.
32) TES - Esta ordem permite efectiiar un ensayo entre el contenido de um
sector de la memoria tampdn, cuya direccidn Ad Sec, es dada por la macro-
instruccidn, y el valor dado por la caratula M. Si el ensafo e8 positive
el selto de fase es SPH1; en el caso contrario es de SFH2.

Los valores de los saltos de fase son:

SPH1 : de 0 a + 2.047

SPH2 : de 0 a 4 2.047

33) ANS - Esta orden permite un anilisis del contenide de un sector de la
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scemoria tampon , cuyas direccidén Ad Sec, es dada por la macroinstruccion,
con respecto a un parametro P. Si el andlisis es bueno el salto de fases
os SPH1; en el caso contrario el salto de fase es SIH2.

Los valores de los saltos de fase son:

STH1 : de 0 a + 2.047

SPH2 : de 0 a i 2.047
34) COMPS — Esta érden permite una comparacién entre el contenido de un -
gector de la merpris tampén cuya direccién Ad Sec es dada por la macroins
truccién, y un parédmetro P. Si el contenido es superior al parametro, el
salto de fase es SPH3. Si el contenido es igual al pardmetro, el salto de
fase es SPH2. Si el contenido es inferior al pafdmetro, el salto de fase
es SPH1, Los valores de los saltos de fase SPH1, SPH2, SPH3 estdn compren
didos entre 0 y + 127.
35) OMP - Esta érden permite realizar una operacion légica & una operacidm
aritmética en una palabra de la memoria tampén cuya direccién Ad X es dada
por la macroinstruccidn, con un parametro Pi El tipo de operacién es codi
ficado en COP de la macroinstruccidn; este cédigo es enviado al circufto
1égico 160 gque controla el circuito de calculo 154 de la figura 9.

El salto de fase SPH estd comprendido emtre 0 y + 7.
36) OMl - Esta érden permite realizar operaciones légicas & aritméticas
entre dos palabras de la memoria tempén . Les direcciones de las palabras
son dadas por Ad M1 y Ad M2, siendo dado el tipo de operacion por COP, —
Saltos de fases pueden ser diferentes segun el resultado de la operacion,
Los saltos de fases SPH1, SPH2, SPH3 estan comprendidos entre 0 + 7. El
salto de fase SPH estd comprendido entre 0 y & 2.047.
37) OMO - Esta érden permite efectdar operaciones ligicas & aritméticas
entre el conbtenido de una palabra y el contenido de mwn octeto de la memo—
ria tampén; la direccidén de palabra es dada por Ad'M y la del octeto por

Ad 0, Los seltog de fase SPH1, SPH2, SFH3, diferentes segin el resultado

de la operacidn estin comprendidos entre 0 y + 7. El salto de fase ST eg
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7
tad comprendido entre 0 y + 2.047

’ - ’ . . . .
38) OMS - Esta érden permite efectdar operaciones légicas ¢ aritméticas -

bra de la memoris tampdén. La direccion de la palabra es dada por Ad M y
ia del sector por Ad Sec. Los saltos de fase SFH1, SPd2, SPH3 diferentes
segin el resultado de la operacion estén comprendidos entre C y + 7, es-
tando comprendido SFH entre 0 y 4 2.047.

39) OMSI - Esta 6érden es idéntica a la anterior OMS, pero el direccionado
del sector Ad Sec I es indirecto.

40) OPAQ — Esta drden permite efectfar operaciones légicas 6 aritméticas
entre un octeto ce direccionado Ad 0 y un parametro P. El tipo de operacig
nes es dado por COP. Los saltos de fase SPH1, SPH2, SPH3, diferentes se-
gin el resultsdo de la operaciém, esten comprendidos entre 0 y + 73 SFH -
estd comprendido entre 0 ¥ + 2.047.

41) OPGCO - Esta 6érden permite efectiar operaciones légicas 6 aritméticas
entre el contengido de dos octetos de direcciones Ad 01 y Ad 02. El tipo

de operacion es dado por COP. Los saltos de fase SPH1, SPH2, SFH3 diferer

tes seghn el resultado de la operacidn, estén comprendidoes entre 0y : 7;
SPH esté comprendido entre 0 y + 2.047.

42) 0SO — Esta drden pe?mite efectdar operaciones ldgicas 6 aritméticas
entre el contenido de mn octeto de una palabra y el contenido de un sector
de una palabra de la memoria tampén, de direccién Ad 0 y Ad Sec. El tipo
de operacién es dado por el cddigo de operacién COP, Los saltos de fase
SPH1, SPH2, SPH3, diferentes segin el resultado de la operacién, estdn ~
comprendidos entre 0 y £ 7; SHH estd comprendide entre 0 y &+ 2.047.

43) OSPA - Eséa érden permite efectidr operaciones ldgicas 6 aritméticas
entre el contenido de un sector de una pelabra de la memoria tampon, de
direccién Ad Sec y un parametro P. El tipo de operaciones dado por COP.

Los saltos de fase, SPH1, SPH2, SPH3, SFH4 diferentes segin el resultade

de la operacién estan comprendides entre O y & 7; SPHS esta comprendido
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entre 0 y + 127; SH estd comprendido entre 0 y + 2.047.

44) 0SS - Este érden permite efectuar operaciones légicas ¢ aritméticas =
entre el contenido de dos sectores de dos palebras de la memoria tempén;
sus direcciones son Ad Sec 1 ¥ Ad Sec 2. El tipo de operaciones dado por
COP. Los saltos de fase SPH1, SPH2, SPH3, SPH4 diferentes segin el resul-
tado de la operaciéﬁ, estdn comprendidos entre 0 y 4 7; SHHS estd comprensd
dido entre 0 y + 2.047.

45) 0SSI- Esta érden permite efectuar operaciones légicns $ aritméticas
entre el contenido de un sector de una palabra de la memoria tampén de =
direccidn Ad Sec y otro sector de una palabra de la memoria tempin cuya
direccidn indirecta es Ad Sec I, El tipo de operaciones dado por COP. Los
saltos de fase SPH1, SPH2, SPH3, SFH4 diferentes segin el resultado de la
operacion estdn comprendidos entre O ¥ + 7; SFHS esta comprendido entre 0
¥y + 127; SPH estd comprendido entre 0 y + 2.047.

46) 0SIP - Esta orden permite efectuar operaciones légicas 6 eritméticas
entre el contenido de un sector de una palabra de la memoris tampén de ~
direccionado indirecto Ad Sec I y un perametro P, El tipo de operaciones
dddo por COP, Los saltos de fase SFHI, SPH2, SFH3, SPH4 diferentes gegin
el resultado de la operacidn, estian comprendidos entre O y 4+ 7; SPH5 esta
comprendido entre 0 y + 1273 SPH esta comprendido entre 0 y & 2.047.

47) 0SIS - Esta orden permite efectiar operaciones ldgicas 6 aritméticas
entre ol contenido de un sector de una palabra de la memorie tampén, de -
direccionado indirecto Ad Sec I, y otro sector de una palabra, cuya direg
cidn es Ad Sec. El tipo de operaciones dado por COP. Los saltos de fase
SPH1, SPHQ, SPH3,SPH4 diferentes wegun el resultado de la operacidén estan
comprendidos entre 0 y % 7; SPH5 esta comprendidolentre 0y$ 12&; SHH -
estd comprendido entre 0 y 2.047.

Todas las érdenes desde la orden 35 OMP hasta la orden 47 O0SIS

pueden efectdar las operaciones légicas 6 aritméticas siguientes: ensayo,

andlisis, comparacién, adicidn, substraccidn, unién (funcidn légica 6),
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interseccion (funcidn 1égica Y). El tipo de operacion COP es codificado en
8 eb que son los eb 17 a 24 de la macroimstruccion; los eb 17 a 20 dan el
cédigo de la reﬁ de decalaj; 1533el eb 23 defiﬁe lgroperacién (1égica &
aritmética), el eb 21 indica si es preciso imponer un "1" en la entrads
retenida del circuito de célculo 154 de la légica de conmtrol 17. El 3b 22
sirve para validad las salidas "retencidn" e "igual" del circuito de cal-
culo 154 que definen el resultado de una comparacidn superior, igual & in
ferior; el eb 24 da un salto de fase impuesto, cuando dste es diferente
de los saltos de fase SPH, SPH1, SPH2, SPH3,
48) ASPRO - Esta orden permite inicializar un sub-programa. Permite a par
tir de un cédigo C, contenido en la macroinstrucecién, calcular una fase
retorno e inscribirla en la segunda palabra de la memoria tampon antes de
tomar en cuenta e inscribir en la primera p;labra de la memoria tampdn la
fase partids del sub-programm, PH-DEP-SP, dada por la macroinstruccion.
Al final de la macroinstruccidén hay puesta a cero de una tem—
porizacidn de control cuya direccidn en memoria tampon esta dada por Ad
Te. .

49) RETAN ~ Esta 6rden permite un retorno de sub—programs para inicializar

un tratamiento de falta. Permite la inscriccion en memoria tampon a la di:
reccion dada por Ad Ins de un parametro cuyo valor es dade por la macro-
instruccidn en P Ins, y después substraer 1 a la fase de retornmo e inscri
birle en la segunda é la tercera palabra de la memoria tampén, segin el
valor del codigo C.

50) ASPEC - Esta érden permite.inicializar un sub~programa de intercambiop
a partir de los datos contenidos en la macroinstruccidn. Los dagos que se
refieren &l tratamiento, tipo y funcidn son dados bor F en la macroinstrug
cién que da igualmente la direccién Ad TE de una zona tampén del mdulo

de entrada/salida 24 del multirregistrador, y la fase partida del sub-pro

graema de intercambios, PH-DEB-SFE. la érden pone igualmente & cerc una =

palabra temporizacion de la memoris tampén, utilizeda para el intercambiol
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Hay igualmente colocacion de la fase retorno del sub-programa de inter—

cembios (fase retorno igual s fase actual + 2) a la que volverd el sub-pr)

[{=]

grama 8 la salida del intercambio.
51) MEC - Esta orden permite el envio de un mensaje corto desde el multir
registrador hacia el médulo de entrada/salida. La orden comienza por un
ensayo en la palabra 0 de una zona tempén del médulo de entrada/salida;
si la palabra estd ocupada, permanece a la espera, no hay por tanto salto
de fase mientras el tiempo no exceda el valor de temporizacién P Te dado
por la instruccidn; si la palabra estd libre el mensaje es enviado de la
siguiente manera.

La funcidn contenida en la palabra 3 6 43 de la memoria tem—
pén se coloca en la palabra 1 de la zona tampén. La informacidn contenida
en la palabra de la memoria tampén, de direccién Ad 1, se ordena en la
palabra 2 de la zona tampén. La informacién contenida en la palabra de la
memoria tampdn, de direccidn Ad 2, se ordena en la palabra 3 de la zona -
tampon. El contenido de la palabra de la memoria tampdn,de direccion Ad,
que da el ndmero de registrador en curso de tratamiento se ordensa en la
palabra 0 de la zona tampén. El salto de fase es + 1 después del envio =
del mensaje corto. En el caso en que haya desbordamiento de la temporiza-
cidén, hay éscritura de falta y ordenamiento de una fase retorno. El direg
cionado de la zona tampén sobre la que se trabaja, es ordenado en la pa-
labra 4 de la memoria tampon.

52) MLD -~ Mensgaje largo, comienzo
53) MLF - Mensaje largo, final.
La érden MLD permite el envio de la primera parte (4 palabran)

de un mensaje largo (8 palabras) desde la memoria tampén hacia una zona

©

tampén; esta érden es obligatoriaménte seguida de una orden MLF que permit
el envio de la segunda parte (4 palabras) del mensaje largo. Estas drde—
nes son idénticas a la érden anterior MEC, pero el ensayo de ocupacién

de la palabra 0 de la zona tampén no es efectdado mis que en la érden MLI
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que contiene el pardmetro de temporizacion P Te.
La orden MLD permite cargar las palabras 1, 2, 3, 4 de la zo
na tampén respectivemenie a partir de la palabra 3 de la memoria tampdn
y de las pslabras de direccionado Ad 1, Ad 2, Ad 3 de la memoria tempon.
La orden MLF permite cargar las palabras &, 6, 7, 0 de la zg
na tampén a partir de las palabras de direccionado Ad 4, Ad 5, Ad 6, Ad,
de la memoria tampén, conteniendo la palabra de direccidn Ad el nimero -
de registrador en curso de tratamiento. El salto de fase es de + 1 a la
salida del envio del mensaje.
54) TRENO - Esta orden permite verificar si el nimero del registrador en
curso de tratamiento corresponde al ntmero de registrador ordenado en la
palabra 0 de una zona tampon de direccionado Ad TE1., Si el ensayo es po-
sitivo, la direccién de la zone tempdn se ordena en la palabra 4 6 44 de
la memoria tampén, y es en esta palabra donde se ird a buscar la direc—
cién de le zona tampén durante el tratemiento del registrador correspon—
diente (ver &érdenes MEC, MLD y MLF). Si el ensayo es negativo se efectia
un segunde ensayo en la zona tampén de direccidn Ad TEZ2, y si este segm
do ensayo es positivo la direccién de la zona tampon se ordenma en la pals
bra 5 6 37 de la memoris tampén. Si este segundo ensayo es negativo se
efectda un tercer ensayo en la zona tampén de direccidn Ad TE3, Si este
tercer ensayoe es positivo la direccién de la zona tampén se ordena en la
palabra 5 6 37 de la memoria tampon. Si uno de los ensayos es positivo,
el salto de fase es + 2. Si los tres ensayos son negativos, hay ensajo
de desbordamiento de teﬁporizacién de 256 milisegundos, y el salto de £3|
g0 es + 1 en caso de desbordamiento; en caso de no desbordamiento, el ~
salto de fase SPH estd comprendido entre 0 y + 7.
55) TRETI — Esta érden es sensiblemente idéntica a la &rden anterior, pe
ro la comparacién se efectia entre un valoer ordenado en una palabra de

ls memoria tampdén cuys direccién es Ad, y el contenido de la primera pa-

labra de una zona tampén de direccionado Ad TEl. Si este emsayo es nega-

de
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.tivo, una segunda comparacion tiene lugar com el contenido de la primera
palabra de la zona tampon de direccionado Ad TE2, Si el'segundo ensayo es
negativo se efectda un tercer ensayo con el contenido de la primera pale-
bra de la zona tampén de direccionado Ad TE3. los saltos de fases son los
mismos que los de la orden TEI O, pero a duracion de la temporizacién es
en el presente caso de 512 milisegundos.

56) TRADIM - Esta érden permite efectiar la adicidn de un pardmetro cuyo
valor P es dado por la instrucciéﬁ, con el contenido de la palabra de di-
reccionado Ad 1 de la memoria tampon. El resultado de la adicidén es orde~
nado en la palebra de direccionado Ad 2 de la memoria tamPén. El salto de
fase STH estd comprendide entre 0 ¥ i 7.

57) RARE - Este orden permite la ;olocacién, en 5 palabras de la memoria
tampén, de informaciones contenidas en una zona tampén del médulo de en~
trada/salida.

El direccionado de la zona tampon es dado por el contenido de
la‘palabra 4 de la memoria tampén; el contenido de la palabra 1 de la zo-
na tampdn es entonces ordenado en la paldra 3 o 43 de la memoria tempén}
el contenido de las palabras 2, 3, 4, 5 de la zona tampon es ordenado res
pectivamente en las palabras de direccion Ad 1, Ad 2, Ad3, Ad4 de la me-
moris tampén. Al final del ordenamiento hay puesta a cero de la palabra
0 de la zona tampén a fin de liberar la zoma tampén cuyo contenido acaba
de ser transferido & la memoria tampén. El final de la érden se efectus -
en la fase de retorno al sub-programa, ordenada en la memérin tampén en
la palabra 2 & 42. Se observard que esta drden efectia la transferencia -
inversa de la orden 51 MEC.

58) RADER -

59) RAFIR -~ Estas dos érdenes permiten la transferencia de una respuesta
larga, del médulo de entrada/salida hacia la memoria tampén, La drden RA-
DER permite la transferencia de la primera parte (4 pslabras) de una res-

puesta larga; es obligatoriamente seguida de una érden RAFIR que permite
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el envio de la segunda parte (3 palabras) de la respuesta. La dérden RADER |
finaliza en una puesia a cero de la palabra 0 de la zona tampdn direccio-;
nada en el médulo de entrada/salida, y su lectura se realiza com$ en la -
orden 57 RARE. El direccionado de la zona tampon es dado por el contenido
de la palabra 4 de la memoria tnmpéu, y las palabras de la memoria tampdn
son cargades de la siguiente manera: la palabra 3 es cargada por el conte-
nido de la palabra 1 de la zona tampon, siendo cargadas las palabras de —
direccionado Ad 1, Ad 2, Ad 3, Ad 4, Ad 5, Ad 6 por los contenidos de las
palabras 2, 3, 4, 5, 6, 7 de la zona tampon. Se hard notar que las ordenes
RADER y EAFIR efectuan la transferencia inversa de la efectuada por las of
denes MLD y MLF.
60) TINTER- Esta orden permite efectfar un emsayo de interseccién (funcidn
légica Y) entre una informacién contenida en el primer sector de la pala=-
bra 6 de la memorie tampén y de las caratulas Mi, M2, M3 ordenadas en la
macroinstruccién. Una primera interseccidn es efectdada con la caratula -
Mi; s8i esta inserccidn es realizada, una segunda interseccion es efectiada
con la cdratula M3 y el resultado es ordenado en el primer sector de la -
palabra 6 de la memoria tampén; el salto de fase SPH2 esta comprendido en=
tre 0 + 2.047. Si la interseccion con M1 no es realizada, una segunda in=—
terseccion se efectia con M2; el resultade es ordenado en el primer sector
de la palabra 6 de la memoria tampon y el salto de fase SFH1 este compren—
dido entre 0 y + 2.047.

61) AFICH - Esta érden permite la transferencia de una cifra de un nimero
solicitado a partir de un puesto de operadora, ordenado en la memoria tam
pon, en una zona tampén libre del médulo de entrada/saliﬁa cuys direccion
es dada por Ad TS. Un emnsayo es efectiado sobre la palabra 0 de la zona -
tampén direccionada pars saber si esta zona tampén esta libre; en caso -
afirmative se ordena alli:

- en la palabra 1 la direccién del puesto de operadora que estd contenida

en la palabra de la memoria tampén cuya direccion es dada por Ad P0O.
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'62) AF(RS - BEsta érden es idénbtica a la anterior AFICH, pero permite en-

-~ en la palabra 3, el rango de la cifra que estd ordenada en la palabra dé
la memoria tampén de direccion Ad Info,
- en la palabra 2, el valor de la cifra que esta ordenada en la palabra 4
$ 44 de la memoria tampén
- en la palabra 0, el contenido de la palabra 3 6 43 de la memoria tampén,
donde han sido ordenadas las informaciones, forma de tratamiento MI, fun-
cién F, tipo T, dadas por la macroinstroccién. El salto de fase es de & 1
Estas informaciones que han sido ordenadas en el mddulo de en
treda/salida, seran accesibles por el intercambiador para fijacion de la
cifra en el puesto de operadora cuya direccidn es ordenada en el médulo =
de entrada/salida; ests fijacion permitird a la operadora controlar el que

cada cifra solicitada haya sido tenida en cuenta por la central.

viar por mediacion del médulo de entrada/salida, al puesto de operadora —
designado por la macroinstruccién ya sea una drden que la operadora debe-
ré ejecutar 6 bién una supervisiém, es decir el encendido de sefializadéres
que permiten informar s la operadora.

63) AFINU - Bsta érden es idéntica a las drdenes anteriores, AFICH, AFORS

pero permite enviar por mediacién del médulo entrada/salida, hacia el pue
to de operadora designado por la macroinstruccién, uwn numero completo or—
denado en la memoria tampdén; este nimerc puede ser solicitado a la opera-
dore por un abonado.

64) INDER - Esta orden permite el ordenamiento de la palabra 0 6 40 de la
memoria tampén de la fase de comienzo de mesa permitiendo un andlisis de
la numeracién. Con esta ordenacion, la fase anterior ordenada en la pala;
bra 0 é 40 de la memoria tempon es transferida a la palabra 1 6 41 de la
memoria tampén. La fase de andlisis de la pumeracion es obtenida por la
interseccidn (funcién Y légica) de la fase de comienzo'derﬁesa IﬁJDEB-Ta,

y la adicién del contenido de las palabras de la memoria tampén de direc-

.

ciones Ad G (direccién grupo) y Ad Ind (direccién index).

-

-,
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65) INDEX - Esta orden es idéntica a la anterior, INDER, pero no hay trand
ferencia previa del contenido de la palabra 0 & 40 de la memoria tampén-e
la palabra 1 ¢ 41 de la memoria tampén. .

66) ETROS ~ Esta érden permite la escritura de tres pardmetros P1, P2, P3
en sectores de palabras de la memoris tampdn cuyas direcciones son respeg
tivamente Ad 1, Ad 2, y Ad 3; estas direcciones dan cada una la direccidn
de la palabra y.del sector en esta palabra. El salto de fase impuesto es
de + 1.

67) PIRSI - Esta orden permite efectiar una comparacién entre el contenidd
de una direccidn de sefializacidén ordenada en la memorie tampén y un pare-
metro contenido en una palabra de direccidn Ad de la memoria tempén.

La direccidn de sefializacion es dada por la palabra de la me=-
moria tampdén cuya direccidn Ad es dada por la macroinstruccién, y el conte
nido del médulo receptores de sefinlizacidn es ordenado en la palabra 4, o
44 de la memoris tampdén. La direccion de sefializacion comtiene por tanto
el nimero de una unidad de seleccién, el nimero de una via temporal y el
nimero de un multiplex entrante.

El velor del pardmetro es dado por la palabra de direcciom Ad
P de la memoria tampdn. Una comparacién es efectiada entre el valor del pa
rémetro y el contenido del médulo Beceptores de sefializacidn; en caso de
igualdad, el salto de fase es SPH1 cuyo valor esta comprendido entre 0 y
+ 2.047; ei no hay igualdad el salto de fase es SPH2 cuyo valor estd com-
prendido entre 0 y + 127.

68) SIRAZ — Esta érden permite efectuar una comparacion entre el contenidoe
del médulo receptores de sefializacién a una direccidn d; sefializacidn y

un pardmetro. La direccién de sefializacidn, némero de unidad de seleccidn
nimero de via temporal, nimero de un multiplex entrante, es dade por la -
palebra de la memoria tampén cuya direccidn Ad Cor es dada pofala macroing

truccidn; el valor CSdel pardmetro es dado por la macroinstruccidn. Si el

ensayo es positivo hay puesta a cero de una temporizacion en la ppalabra de



10

15

20

26

30

.t

~56-

la memoria bampdn cuya direccién Ad Te es dada por la macroinstruccién, -
y después salto de fase SPH1 cuyo valor estd compfendido entre 0 y + 127,
En caso de ensayo negativo no hay puesta a cefo de la temporizacidén y el
salto de fase es SFHZ cuyo valor esté'compréndido entre 0 y & 127.
69) CHIMF - Esta érden permite la emigién de una cifra en multifrecuencias
por el envio de un control al médulo emisores de sefinlizacidén. Las infor—
maciones siguientes son ordenadas en el médulo emisores de sefializacidn:—
- en la palabra 1, el cédigo funcién F
~ en la palabra 2, el contenido de la palabra de la memoria tampom cuya -
direccidn Ad Cor es dada por la macroinstruccidéng la palabra de la memoria
tampén contiene por tanto el nimero de una unidad de seleccidn, el nimero
de una via temporal, el mimero de un multiplex saliente,
~ en la palabra 3, la cifra en codigo multifrecuencias que es ordenada en
la palabra de la memoria tampén de direccién Ad CH.

El salto de fase es SPH cuyo valor esta comprendido entre 0 y
4 16.000,
70) TRESI - Esta orden permite comparar el contenido del médulo recepto—
res de sefializacién a la direccion de sefializacién dada por la palabra de
la memoria tampon de direccidn Ad Cor, con un parémetro P S cuyo valor es
dado por la macroinstruccién. Si la comparacidn es positiva, el salto de
fase impuesto es de + 1; s5i la comparacién es negativa, una segunda compa

racién es efectiada entre el contenido de la palabra de direccion Ad E de

-~

la memoria tampdn y la palabra 0 de una zona tgnpén del médulo de entrada
salida, cuya direccién Ad TE es dada por la macroinstruccion., Si esta se-
gunda comparacidn es positiva, el salto de fase es SPH2 cuyc valor estd
comprendido entre 0 y + 7; si es negative el salto de fase es SPFI3 cuyo

valor estéd comprendido entre 0 y + 7.

71) RETHOR — Esta orden permite imponer un retorno hacia el programa des
puds de la ejecucion de un sub-programa. El codigo C dado pon la macroins

truceién indica Bi este retorno debe efectiarse hacia el programa de ni-
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vel 1 # de nivel 2.
~ Los ntmeros de las palabras de las memorias tampdon indicados en las or=

denes anteriores son dados en cédigo octal.

Ahors se va a describir los cinco tipos de instruecciones repre

sentados en la figura 10 y que se caracterizan por las ordenes ANT, POP,

ADM, AIM, ATE; cada instruccion constituye una palabra instruceidn de 48

eb; los eb 1,2,3 definen la 6rden de la imstruccidn.

1- ANT. Esta érden permite efectlar & bién un andlisis 4 bién un ensayo -

segin el valor de la cardtula I del eb 4 de la instruccidm; si este valor

es 0 se trata de un andlisis y si este valor es 1 se trata de un ensayo.
El andlisis permite efectiar una comparacion sobre 16 eb por

grupo de 4 eb con una drden de prioridad; el primer acumulador 151 se car-

ga por ls instruccidn anterior yel segundo acumulador 152 se carga por IoJ

parémetros P1, P2, P3, P4;de la palabra instruccién de orden ANT;cada gru-

en el circuito de cdlculo 154 & los pardmetros P1, P2, P3, P4; una igual=-
dad provoca & la salida del comparador 157 el salto de fase correspondien-
te SPH1, SPH2, SPH3,SPH4 dado por la instruccidn, con una prioridad que vs

de SPH1 a SPH4; en caso de cuddruple desiéualdad hay salto de fase SPHO
dado por la instruceidn.

Los saltos de fase SPH1 & SPH4 tiener un velor comprendido en-
tre 0 y i 7;el selto de fase SPHO tiene un velor comprendide entre 0y4+
127, ‘

- El ensayo es efectdado sobre 1, 2, 8 & 4 eb. El primer scumulader 151 -
ha sido cargado a través de la baerra de informaciones mulﬁirregistradora
LIMR por la instruccion enterior, pero en este caso se observa cuatro ve-
ces el mismo grupo-de 4 eby el segundo acumulador 1852 recibe los parametrs
P1 a P4 que tienen diferentes formas segln que se trate de emsayar 1, 2,
3 § 4 eb; cada grupo de 4 eb que salen de la red de decalaje 153 es ensa-

yade respectivamente en el circuito de cdlculo 154 con respecto a los pa-

13
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rémetros P1 a P4, La salide del circufto de cdlculo 154 se conecta al -
circufto comparador 157 y el ensayo en el circuito comparador 157, entre
los contenidos de los dos acumuladores 151 y 152, provoca el salto de fam-
se correspondiente a SPH1, SPH2, SPH3 & SPH4 dado por la instruccidn; el
primer ensayo correcto determine el salto de fase en la orden de SPH1 a
SPH4;en caso de ensayo po correcto el salto de fase es SFHO,

Los valores de los saltos de fase SPH1, SPH2, SPH3, SPH4 eBteh
comprendidos entre 0 y + 7, el valor del salto de fase SPHO estd compren- |
dido entre C y f 127. eb 45 = Referencia MI, este elemento binario de la
instrucecidn, si tiene el valer 1, impide la carga del segundo scumulador
por los elementos binarios (eb) 5 a 20 de la instruccién, habiendo sido
cargado el segundo acumulador por la ingtruccién anterior.

9 - POP, Este érden permite efectiiar operaciones ldégicas y sritméticas;
la forma de operacidn MO ew funcidn del valor del eb 4; si este valor es
0 se trata de una operacidn légica, y si este valor es 1 se trata de una
Qperacién aritmética.

eb 5 - Referencia C. Controls la direccidn de las palébras registradoras
de las memorias tampén. Si st valor es 1, valida la puerta Y 120 del cir
cuito de direccionado espacial 89, figurs 6a, permitiendo el dir&ccionadd
de las palabras registradoras 32 a 63 de la memoria tempén 20 & 21 que
trabaja en direccionado espacial.

Si su valor es 0, la puerta ¥ 120 no es validada y hay direc-

cionado de las palabras 0 a 81 de la memorie tampén 20 & 21 que trabaja

eb 6 a 8 - Referencia ADi. Definen una direccion; ésta es proporcionada
por el decodificador de direcciones 167 sobre la linea de control LCR.
eh 9 -I1 se referencia A y permite, si-su valor es 1, la transferencia
en el primer acumulador 151 de las informaciones conducidas por la barra
de informasciones multirregistradora LIMR.

eb 10 - Referencia T. Permite, si su valor es 1, transferir 4 veces sobre
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lg barra de informaciones multirregistradora LIMR, un sector de 4 eb de
esta barra derinformaciones multirregistradora.

eb 11 & 14 = no mtilizados.

eb 15 ~ Referencia A B; si su valor es 1 permite la transferencia del -
contenido del primer acumulador 151 en el segundo acumulador 152 & través
de la barra de informaciones multirregistradora LIMR y el circuito 1ldgi-
co 161.

eb 16~ Referencia C. Si su valor es 1 permite la transferencia, en el -
tercer scumulador 155, el resultado del cdlculo en el circuito de calculg
154,

eb 17 a 19 = Referencia DEC. Estos elementos binarios indican el tipo de
decalaje, izquierda & derecha, a efectiar en la red de decalaje 153, so-
bre el contenido del primer acumulsdor 151; indican igualmente el valor
de este decalaje:l, 4, 8, 12 pars un decalaje a la derecha y 1, 4, 8 pa—-
ra un decalaje a la izquierda.

eb 20 - RBeferencia BUS, Si su valor es 1, permite la transferencia del
contenide del tercer acumulader 155 sobre la barra de infoermaciones mul—
tirregistradora LIMR,

eb 21 a 24 - Referencia CAL. El cédigo de estos elementos binarios indi-
ca al circuito de caleulo 154 el tipo de operacién a efectdar sobre el -
contenido de los primer y segundo acumuladores 151, 152. Estas operacio-
nes sonlas operaciones légicas § aritméticas corrientes: comparacién, adi
cién, substraccidn, incremento (+ 1) ¢ disminucién (1) en el contenido

. . . . P 4 .
del primer acumulador, unidn, interseccion, exclusion, transferencia del

155, E1 control del circuito de calculo es realizado a través del circui
to légico 160.
eb 25 ~ Referencia CE. Si su valor es 1, impone un "1! a la entrada rete

nida del circuite ée cdlculo 154.

eb 26 — Referencia CS. Si su valor es 1, valida la salida retenida del -
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circuito de célcglo 154; esta salida retenida es utilizade para permitir
la eleccidn del salto de fase.

eb 27 = Inulilizadc.

eb 28 — Referencia SPHI. Si su valor es 1 hay imposicién del salto de fa-
se ordenado en SFHO (eb 37 a 44); este zalto de fase estd comprendido en-
tre 0 y + 127.

eb 29 a 32 - Referencia SFH2, Estos elementos binarios definen mn salto
de fase cuyo valor estd comprendido entre 0 y + 7. Este salto de fase tig
ne lugar cuando el resultade de la comparscidon efectiada por el circuito
de cdleulo 154 entre los contenidos de los acumuladores 151 y 152 indica
que el contenido del primer acumulador 151 es superior al contenido del
segundo acumulador 162,

eb 33 a 36 — Referencia SPHi. Estos elementos binarios definen un sslto
de fase cuyo valor estd comprendido entre 0 y & 7. Este salto de fase ~
tiene lugar cuando el resuliado de la comparacion efectiada por el circui
to de éélculo 154 eﬁtre los contenidos de los acumuladores 151 y 152 in=
dica la igualdad de estos contenidos.

eb 37 & 44 - Referencia SPHO. Estos elementos binarios definen un salto
de fase comprendido entre 0 y 4 127. Este salto de fase puede imponerse
por el elemento binario eb 28; puede igualmente tener lugar cuando el rg
sultado de la operacidn en el circuito de cédlculo 154 entre los conteni-~
dos de los acumuladores 151 y 152 indica que el contenido del primer acu-
mulador 151 es inferior al contenido del segundo acumulador 152,
eb 45 - Referencia MI. Este elemento binario si tiene el valor "1™ indice
que el codificado de los elementos binarios eb 21 a 24 que definen el ti
po de operacidn a efectiar por el circuito de calcule 154 no procede de
la pelabra instruccién de érden POP, si no de la macroinstruccion en cur—
so de ejecucidn que ha cargado el registro de control 159 por la barra de
informaciones multirregistradora LIMR; el contenido del registfe del con-

trol es enviado a.le entrada de control del circuito de caleulo 154 a —
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través del circuito légice 160,

3 - ATM, Esta orden permite la esoritura ¢ la lectura en una memoria tam—
pon de una pelabre registradora completa, 6 de 1 a 4 sectores de esta pa-
labre; la escritura ¢ la lectura, se realiza por direccionado directo de
la memoris tampdén, siendo dada la direccién por los elementos binarios

11 a 48, referencia ADME, de la instruccidn.

eb 4 - El elemento bimario 4, referencia E/L indica la escriturs si su va2

lor es 1 y la lectura si su valor es O.
eb 5 = Referencia C. Este elemento binario controla, como para la instrug
cién de érden POP, el direccionado de las palabras registradoras de la ~
memoria tampon 20 ¢ 21 que trabaja en direccionado espacial. Si su valor
es 1, permite el direccionadc de las palabras registradoras 32 a 63, si
su valor es 0 hay direccionado de las palabras registradoras 0 a 31.

eb 6 a 8 - Referencia Adl. Estos elementos binarios definen una direccidn
esta es proporcionada por el decodificsdor de direcciones 167 sobre la
linea de control LCR.

eb 9 = Referencia A. Este elemento binario, si tiene el wvalor 1, permite
la transferencia en el primer ecumulador 151 de las informeciones que pro
ceden de une memoria tampén por la barra de info;macionés multirregistra—
dora LIMR.

eb 10 - Referencia T. Como para la instruccidn de érden POP, este elemen-
to binario permite, 8i su valor es 1 transferir 4 veces sobre la barra de
informaciones multirregistradora LIMR un sector de una palabra registrado
Ta.

eb 11 a 16 - Referencia ADME. Estos elementos binaéios definen una direc-
cién de una palabra de una memoria tampédn.

eb 17 v 18 —~ Referencia SEC. Estos elementos binarios dan el nimero del

é de los sectores de la palabra de la memoris tampdm cuys direccion es -
dada por ATME. El sector 1 es codificado 00, el sector 4 es codificado =

il.

.

t
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eb 19 — Referencia V. Este elemento binario, si tiene el valor 1, validas
el direccionado del un sector; si tiene el valor 0, valida el direcciona~—
do de una pelabra (4 sectores)d de un octeto (2 sectores).

eb 20 = Referencia AC. Este elemento binario permite un direccionado com-|
plementario a partir del registro de direcciones 57 del circuito de direg
cionado espacial 39 de la figure 6b.

eb 21 a 36 - Referencia P. Estos 16 eb definen un pardmetro gque tienen dos

utilizaciones diferentes.

Si la sefial direccidén AD 103 codificada en los eb 6 a 8 pro-
porcionada por el codificador de direccidn 167 sobre la linea.de control
LCR es validada, el contenido de los 16 eb del parametro es enviado sobre
la barra de informaciones multirregistradora LIMR para inscribirse en la
memoria tampdn; si la sefial direccidén AD 103 no es validada, algunos eb
del parametro son: combinados con los eb 6 a 8 de la direccion AD 1.
eb 37 a 44 - Referencia SPHi, Estos elementos binarios definen un salto
de fase impuesto por la instruccién; el valor de éste salto de fase esta

comprendido entre 0 y + 127.

eb 45 - Referencia FPH. Este elemento binario permite la inscripcion en me

moria tampén de la prdxima fase del macroprograma, al final del tratamien

to de la instruccidn; en este caso el eb 4 tiene el valor 1 (inscripcibm)
4 - AIM - Esta érden permite, como la érden ADM, la escritura & la lectu-

ra, en una memoria tampén,de una palabra registradora completa, 6 de 1 a

4 sectores de estapalabra; pero con la drden AIM la escritura, o la lectu
ra se realiza por direccionado indirecto, es decir que la direccion de la
palabra registradora estd contenida en el registro de direccion 57 figu-

ra G6b, cargado ya sea por la barra de informaciomes multirregistradora

LIMR é bién por el contenido de una palabra registradora 6 incluso duran
la fase que precede & la presente instrueccion de érden AIM, Las funciones
de los elementos binerios eb 4 a 10 y 19 a 44 tienen el mismo significado

que las de los eb 4 a 10 y 19 a 44 de la instruccidn de drden ANM.
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eb 11 - Referencia BUS , Si su valor es "1" permite'enviar el contenido
del primer acumulador 151 sobre la barra de informaciones multirregistra-
dora LIMR,

eb 12, 13 -~ No utilizados.

eb 14 - Referencia BUS. Si su valor es 1 permite enviar el contenido del
segunde acumulador 132 sobre la barra de informaciones multirregistradora
LIMR,

eb 15 — Referencia ACB. Si su valor es 1 permite la carga del segundo acy
mulador 152 por la barra de informaciones multirregistradors LIMRE,

eb 16 ~ Referencia TO. Si su valor es 1 permite el reagrupamiento por 8
de los 16 cables que constituyen la barra de informaciones multirregistra
dora LIMR, constituyendo cada agrupsmiento por 8, una informacidn.

eb 17, 18, 45 = Yo utilizados.

5 —~ ATE, Esta orden permite transferencias entre las palabras del regis-
trador presente en una memoria tampon y el médulo de entrads/salida 24 -
del multirregistrador; como se ha indicado durante la descripcién del mé-

dulo entrada/salida este comprende 1 é 2 blogues entrada/salida (ENSAYO 0

ENSAYO 1). El médulo de entrada/salida permite memorizar las informacion
intercambiadas entre un multirregistrador 10 @ 11, y en intercambiador 1
que le estd asociado como se indica en las figuraé 2 y 3. Una memoria ta
pén de érden ATE comprende dosjpartes simétricas: la parte direccionado -
memoria tampén y la parte direccionado modulo de entrada/salida.

Parte direccionado memoria tampon.

¢b ¢ — Referencia E.L. Si su valor es 1 indica una escritura emn memori?
tampon; si su valor es 0 indica une lectura de la memoria tampon.

eb 5 = Referencia C. Este elemento binario controle, como para la instrud
cidn de érden POP, el direccionado de las palabras registradoras de la me
moria tampon 20 6 21 que trabaja en direccionado espacial.

eb 6. Referencia ENSAYO 0. Este elemento binario permite validar si su -

valor es 1, el direccionado del primer blogue entrada/salida del médulo

entrada/salida 24.
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eb T. Referencia ENSAY0 1. Este elemento binerio permite velidar, si su
valor es 1 el direccionado del segundo blogue entrsda/sslida del médulo
entrada/salida 24.

eb 8. Referencia VMI. Este elemento binerio permite validar, si su valor |
es 1, la perte de la macroinstruccién a enviar sobre la barra de informa
ciones multirregistradora LIMR.

eb 9 a 20. Estos elementos binarios tienen la misma utilizacidn, direccio
nado directo de la memoria tampén, que los eb 9 a 20 de la instruccidn de
érden AIM,

Parte direccionado médulo de entrada/salida.

eb 21 a 28. Referencia ADTES. Estos elementos binariocs dan la direccion
de una palabra en un blogue tampin.

eb 35 v 30. Referencia Sec. Estos elementos binarios dan el nimero de -
uno 6 de los sectores de la palabre designada por ADTES,

eb 31 — Referencia V. Este elemento binario, si tiene el valor 1, valida
el direccionado de un sector; si tieme el valor 0 valida el direccionado
de una palabra {4 sectores), 6 de un octeto (2 Bectores).

eb 82 ~ Referencia E. Este elemento binario, si tiene el valor 1, permite
una escritura en un blogue tampon ensayo 0 ¢ ensayo 1.

eb 33 - Heferencia CH1. Este eslemento binario, si tiene el valor 1, permi
te la carga del registro de direccionado del blogue tampén ENSAYO 0 & EN-
SAYO 1, por la barra de informaciones multirregistradora LIMR.

eb 34 - Referencia Ad. Este elemento binario, si tiene el valor 1 permite
el direccionado de la palabra del blogue tampon a partir del registro de
direccionado cargado anteriormerte por el eb 33.

eb 35 - Referencia CH2. Este elemento binario, si tiene el valor 1 permim

te la cargs del segundo acumulador 152 por la barra de informaciones mul-

tirregistradora LIMR,

eb 36 - Roferencia T. Este elemento binario, si tiene el valor 1, permi

1a transferéncia del nimero de registrador, sobre la barra de informaci
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nes multirregistradora LIMR,

eb 37 a 44 - Referencia SPHI. Estos elementos binarios definen un salto
de fase impuesto; su velor esta comprendido entre 0 y f 127.

eb 45 ~ Referencia L. Este elemento binario, si tieme el valor 1, indica
la lecturs del blogue tampén designado por uno de los elementos binarios
6 6 7, referencias ENSAY0 0 ¢ ENSAYO 1.

Pars todes las instrucciones anteriormente descritas los ele-
mentos binarios 46 y 48 tienen el mismo significado; el elemento binario
47 es inutilizade.
eb 46 — Referencia RSI, Este elemento binario sirve para validar el senti
do de los intercambios con el module receptores de sefializacidn 22, figu-
ra 3. Si su valor es 1, el médulo receptores de sefializacién envia sus in
formaciones sobre la barre de informaciones multirregistradora LIMR; si
su valor es 0 el médule receptores de sefializacién recibe informaciones
por la barra de informaciones multirregisiradora LIMR.
eb 48 - Referencia IMP, Es el elemento binario de imparidad de la palabra
instruccidn.

Si el némerc de 1 de la palabra instruccion es impar, su valor.
es 0; si el nimero de 1 de la palabra instruccidn es par, su valor es 1
a fin de restablecer la imparidad de la palabra instruccidn.

Para las drdenes POP, ADM, AIM, los eb 6 a 8 definen una direp
cidn referenciada AD 1 en la palabra instruccidén de la figura 10; la di-
reccion referencia.AD 1, es proporcionada por el decodificador de direc—
ciones 167, figura 9 sobre la linea de control LCR, que proporciona sefia-
les de direcciones AD 101 a AD 107, como se ha indicado durante la descrip
cién de la figura 9.

Ahora se v4 a describir el intercambiador 9 de la figura 2,
representado esquematicamente en la figura 4.

La figura 14 representa esquemiticamente el dispositivo logi-

co de conirol 26 de la figura 4; en la figura 14, el bloque 1dgico de can
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trol 27 de la figura 4 estd constitufdo por uwn médulo de direccionado di-
recto e indirecto 270, un médulo memoria central 271, un modulo bloqu; o=
perador 272, un médulo de tratamiento de las fases 273, un mddulo de rea—
grupamiento de las informaciornes 274, un médulo memoria de temporizacidn

ilégica de llamadas prioritarias 275, dos puertas Y 281, 282, un inversor
283; igualmente se encuentra, en la figura 14 el blogue memoria de instrug
ciones 28 de la figura 4, el mbédulo 276 representa el conjunto ﬁe los mé—
dulos 20 a 34 de la figura 4; estos médulos seran descritos mis tarde. LoL
médulos 270, 271, 272, 273, 274, 275, y el blogue memoria de instruccionep
28 se unen a una baerra de informaciones intercambiadora LIME; éstos modu-
los y el médulo 276 se unen a una 1inea de control LCE y a una barra de =
direcciones LAE, Lds médulos 272, 274, 275, 276, se unen a una barra de —
énsayo de informaciones LTI. El mddulo de direccionado directo e indirec—
$0 270 se une al médulo memoria central 271 por la unidén 277; el mbdulo

bloque operador 272 se une al modulo de tratemiento de las fases 273 por

la conexidn 278; el mbédulo de tratamiento de las fases 273 se conscta al

bloque memoria de instrucciones 28 por la conexién 279; el mddulo de dire

K3

cién directa e indirecta 270 se conecta al médulo 276 por la linea de di-
reccionado LAB. La barra de informaciones intercambiadora LIME se conectia
a una entrada de una puerta Y 281 cuya salida se conecta a la barra de in
tercambios LIE conectada al médulo 276, conectdndose la barra de intercam

biog"LIE a una entrada de la puerta Y 282 que puede recibir asi informa-

[i%]

ciones proce&entes del modulo 276. La conexién 280 conecta la linea de co)
trol LCE a otra entrada de la puerta Y 282 y a la entrada de un inversor
283 cuya salida se conecta a otra entrada de la puerta Y 281, cornduciendo
la conexidn 280 conectada a 1a linea de control LCE el elemento binario
eb 46 de las instrucciones de drdenes OPE, AMT, AES que seran descritas

maés tarde,y que son emitidas por el bloque memoria de imstrucciones 28

la salida del inversor 283 se conecta =2 la entrada de la puerta Y 2813 la

salida de la puerta Y 282 se conectas a la barra de informaciones intercem
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biadora LIME. En ausencia del elemento binario 46, la puerta Y 281 es va-
lidada y las informaciones presentes en la barra de informaciones intercain
biadora LIME son transmitidas a la barra de intercambios LIE; cuando el
elemento binario 46 tiene el valor 1, la puerte Y 282 es validada y las =
informaciones presentes en le barra de intercambios LIE son transmitidas
a la barra de informaciones intercambiadora LIME.

La figura 15 representa el modulo de direccionado directo e

En el modulo de direccionado directo e indirecto 270, una -
éuerta Y 290 tiene una entrada conecta a la barra de informaciones inter—
cambiador LIME y otra entrada recibe, por la linea 291 conectada a la -
berra de direcciones LAE, una direccion AD1; la salida de la puerta Y 290
se conecta a la entrada de un registro de direccionado memoria 292, cuya
salida se conecta a una entrada de una puerta Y 293; otra enirada de la
puerta Y 293, conectada a la linea de control LCE recibe as{ & elemento -
binario 10 de la instruccidén de érden AMT. Una puerta Y 204 recibe en-tuna
entrada la érden AMT del decodificador de ordenes 343 del bloque memoria
de instrucciones 28 representado en la figuras 17; otra entrada conectada
a la linea de control LCE recibe asi los elementos binarios 11 a 16 y 17
a 20. las salidas de las puertas Y293, 294 se conectan respectivemente a
una entrade de una puerta O 295 cuya salida se conecta por la conexion -
277 &l circuito de direccionado 297 de la memoria 298; la salida de la -
puerta'O 295 se conecta igualmente a una 1inea de direccionado LAD a la
que proporciona direcciones definidas por 6 elementos binarios. El modul o)
de direccionado directo e indirecto 270 permite la escritura 6 la lectura
de la memoria central 298 ya sea por direccionado directo 0 bién por di=-
reccionado indirecto. En el direccionado directo, la direccion es dada =
por la instruccidn de orden AMT; esta forma de direccionado no permite ex

plotar mds que las 64 primeras palabras de la memoria 298. En el direccig

nado indirecto, la memoria 298 es direccionade por el registro de direceij
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nado memoria 292 previamente cargado por la barra de informaciones inter-
cambiadora LIME; la utilizacidn de esta forma de direccionado permite di—
reccionar ls totalidad de la memoria 204, puesto que la puerta Y 293 reci

be ol elemento binario 10 de paginacién de la instruccidén de drden AMT -

(ver més tarde la descripcién de las instrucciones).

El mddulo memoria central 271 es representado en la figura 135;

comprende una memoria 298 con su circuito de direccionado 297, un regis-
tro de salida paralelo 299 y dos puertas Y 300, 301, La memoria 298 tiene
una capacidad de 256 palabras de 16 elementos binarios y su entfada y 8su
salida ;e conectan a 1a barra de informaciones intercambiadora LIME; cada
palabre es seccionada en 4 sectores de 4 elementos binarios,siendo cada
sector de acceso independiente. %a escritura ¢ la lectura en memoria se =
realiza en parslelo. La puerta ¥ 300 tiene una entrada conectada a la bar
re de informaciones intercambiadora LIME, otra entrada comectada a la bar
re de direccionado LAE recibe el direccionado AD1, y otra entrada conects
de & la linea de control LCE recibe el elemento binario 29; la puerta Y30
tiene una entrada conectada a la salida del registro de salida paralelo
209, otra entrada conectada a la barra de direccionado LAE que recibe la
direccién AD1, y otra entrada conectada a la l1inea de control LCE gque re-
cibe el elemento binario 22; la salida de la puerta Y 301 se conecta a la
barra de informaciones intercambiadora LIME.,

El médnlo memoria central asegura la misién de tampon entre
el médulo blogue operador 272, las memorias de los médulos periféricos ¥y
los mddulos de intercambio entre las unidades de control 29, de intercam-
bio red de conexién 30, de intercambio unidades de seleccidn 31; en la me
moria 298, diferentes tipos de informaciones son memorizadas: los resul-
tados intermedios, mensajes de explotacion durante el tratemiento, las =
fases de retorno, indices de desviacion del programa, indices de conteo
de bucle de programa, diversos pnrémetroﬁ. Las informaciones leidas en l¢

memoria 208 son enviadas al registro de salids paralelo 299 a traves de

1




10

15

20

25

30

la barra de informaciones intercambiadora LIME.

Le figura 16 representa el médulo blogque operador 272 de la
figura 14. El blogue operador permite ensayar informaciones, efectiar de-
calajes en informaciones, efectilar operaciones ldgicas y aritméticas y coh
seguir, en funcion del resultado de estas operaciones, diferentes saltos
de fase. Una puerta Y 306 tiene una entrada conectada a la barra de infor
macion intercambiadora LIME, y otra entrada conectada a un inversor 305
que recibe la oérden TAN; otra entrada conectada a la linea de control LCE
recibe el eb 9, de modo que la puerta no es activa durante una instruccion
de érden TAN, La salida de la puerta Y 306 se conecta a la entrada de una
puerta 0 307 cuya otra entrada se conecta & la barra de ensayo de las in=-
formaciones LTI. La salida de la puerta 0 307 se conecta a la entrada de
un primers gcumulador A cuya salida se conecta & la entrada de una red de
decalaje 308 que tiene su circuito de control de decalaje 309 conectado
por une parte a la linea de control LCE de 1a que recibe los elementos —
binarios 17 a 20 de las instrucciones, y por otra parte al decodificador
de ordenes 343 del blogue memoria de imstrucciones 28 (figura 17) del gue
recibe la érden OFE, La red de decalaje 308 permite efectdar decalajes a

la derecha 6 la izquierda, en el contenido del primer acumulador A; el -

valor del decalaje ‘esté dado por los elementos binaries 17 & 20 de 1a ins
truccion de orden OPE; el contenido del primer acumulador A,decalado ¢ no
puede ser enviado directamente, & la salida de la red de decalaje,sobre -
le barra de informaciomes intercambiadora LIME por mediacidn de una puer-
ta Y 311, conectdndose la salida de la red de decalaje a una entrada de

la puerta Y3il, y & una entrada de un circuito de calculo 310, Otra entrg
da de la puerta Y311 se conecta a la barra de direccionado LAE y recibe
la direccidn AD1; una puerta Y313 tiene una entrada conectada a la barra

de informaciones intercambiadora LIME y otra entrada conectada a la linea

de control LCE de la que recibe el elemento binario 15 de las instruccio-

&)

nes; una puerta Y314 tiene una entrada conectade a la 1inea de control LC



10

15

20

25

30

Py

de la que recibe los elementos binarios 5 a 20, y otra entrade que reci-
be la drden TAN de decodificador de ordenes 343 del blogue memoria de ing
trucciones 28. Las puertas Y313 y314 tienen sus salidas conectadas respec
tivamente a una entrada de una puerts 0 315 cuya salida se conecta & la -

entrada de un segundo acumulador B que tiene su salida conectada a una -
entrada del circuito de calculo 310, a una puerta Y312 y a un comparadar
318. La puerta Y 312 tiene una entrada conectada a la salida del segunde
acumulador B, y otra entrada conectada a la barra de direccionado LAE y
asi{ recibe mna direccién AD1. El circufto de cdlculo 310 esta controlado
por un circuito de control 316 que tiene uma entrada conectada a la linea
de control LCE de la que recibe los elementos binarios 4 y 21 & 24, y otra
entrada que recibe la érden OPE.

El circuito de calculo 310 puede efectdar 16 operaciomes lég;
ces 6 aritméticas en dos palabras contenidas en los primer y segundo acu-
muladores A y B; estas operaciones pueden efectdarse en una de las palabras
de 16 elementos binarios, en grupos de 4 eb, ¢ incluso elemento birario -
por elemento binario. La salida del circuito de calculo 310 se conecta a
1s entrada de un tercer acumulador C cuyas salida se conecta a una entrada
de una puerta Y317 que tiene otra entrada conectada a la barra de direccio
nado LAE y que recibe una direccién AD1. La salida del circauito de cdlcule
310 se conecta igualmente a una entrada del comparador 318 que tiene 4 sat
lidas conectadas a un éircuito de prioridad 319 que permite seleccionar un
salto de fase y solo uno; el circuito dé prioridad 319 tiepe 5 salidas cot
nectadas respectivamente a una entrada de las puertas Y 320, 321, 322, -
323, 324, que tienen cada una otra entrada conectada a la 1inea de control -
LCE de la que reciben respectivamente los elementos binarios 33 a 36, 29
a 32, 25, a 28, 21 & 24 y 37 & 44, detérminando los saltos de fase SFH1,
SPi2, SPH3, SPH4, SPHO. Durante uua inst(uccién de érden OPE aolo tres sal

-

I oo . [ ,
tos de fase como maximo se utilizan; durante una instruccion de orden TAN

los cinco saltos de fase son posibles, siendo el quinto SPHO la negacion

de los otros cuatro. Las salidas de las pumertas Y320, 321, 322, 323, 324
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se conectan respectivamente & una entrada de umna puerta 0 325 cuya salida
se conecta por la conexién 278 al médulo de tratamiento de las fases 273.
La figura 17 representa el médulo de t?atamiento de las fases
273, el bloque memoria de instrucciones 28, y el modulo de reagrupamiento
de las informaciones 274. El module de tratamiento de las fases 273, com-
prende un circuito de calcule 330, dos puertas Y331, 833, un inversor 332
una puerta 0 234, un registro de preparacién de fases 335, un registro -
de fases 336, y un decodificador de fases 337. Ung entrada del circuito
de calecule 330 se conecta por la conexidn 278 a larsalida de la puerta 0
325 de la figura 16; otra entrada se conecta a la salida de fases 336, y
otra entrada se conecta por la comexién 338 al pupitre que permite impo-
ner un programa de instrucciones. La salida del circufte de cdlculo 330
se conecta a una entrada de la puerta Y331. La puerta Y333 tiene una en-
trada conectada a la barra de direccionade LAE y recibe asi una direccidn
AD3 durante una instruccidn de érden AES; la entrada se conecta a través
de un inversor 332 a otra entrada de la puerta ¥331. Otra entrada de la
puerta ¥333 se conecta & la barra de informaciones intercambiadora LIME.
Las salidas de las puertas Y331, 333, se conectan respectivamente a una —
entrada de una puerta 0 334 cuya salida se conecta a la entrada del regisg
tro de preparacion de fases 335 que tiene su salida conectada a la entra-
da del registro de fases 336. La salida del registro de fases 336 se co~
necta a la entrada del decodificador de fases 337 cuya salida se conecta
por la conexidn 279 al circufto de direccionado 341 de la memoria de ins-
trucciones 342 del blogue memoria de instrucciones 28. El blogue memoria
de instrucciones 28 comprende una memoris de instrucciones 342 con su ecin
cuito de direccionado 341, un decodificedor de ordenes 343, un decodifi-
cador de direcciones 344, una_puertu Y 345, un circuito de control de im-
paridad 346. La salida de ls memoria de instrucciones constituida por log

48 eb de las instrucciones se conecta, por una parte, a la linea de con-

trol LCE y, por otra a la entreda del decodificador de érdenes 343 y a ls
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entrada del decodificador de direcciones 344, El decodificador de drdenes
343 tiene cuatro salides gue corresponden cada una a una orden: TAN, OFPE,
AMT, AES que caracterizan una instruccioén. El decodificador de direccio—
nes 344 proporciona la salida a las direcciones AD1, AD2, AD3 contenidas
en las instiucciones de ordenes OFE, AMT y AES; la salida del decodifica-
dor de direcciones 344 constituye la barra de direcciones LAE. El circui-
to de control de imparidad 346 tiene su entrada conectada a la linea de
control LCE y su salida esta conectada al pupitre por ls conexion 347. La
puerta Y345 tiene una entrade conectada a la salida de la memoria de ins-
trucciones 342 y recibe asi los elementos binarios 21 a 36, y otra entra-
da conectada a la salida de la memoria de instrucciones 342 recibe asi el
elemento binario 45 que puede tomar el valor "1" Ynicamente para las ins-
trucciones de érden AMT y AES; la salida de la puerta Y345 se conecta 2

le barra de informeciones intercembiadere LIME,

Fl médulo de reagrupemiento de las informaciones 274 estda -

we

constituido por cuatro puertas Y 351, 352, 353, 354 y por una puerta 03564
una ‘entrada de cada una de las puertas Y se conecta a la barra de direc—
ciones LAE y recibe asi una direccién AD1; otra entrada de cada una de las
puertas ¥ se conecta a la barre de informaciones intercambiadora LIME, —
una tercera entrada de estas mismas puertas Y se conecta a la linea de -~

control LCE que proporciona un elemento binario 23 a 26 respectivamente

a las puertas Y. La salida de cada una de las.puertus Y se conecta respec
tivamente a una entrada de la puerta 0355 cuys salida se conecta a la barl
ra de ensayo de informaciones LTII. El médulo de reagrupamiento de las in
formaciones 274 asepgura la seleccidn de un sector de 4 eb entre cuatro
sectores de la barra de informaciones intercambiadora LIME, para desviar
este sector sobre la barra de ensayo de informaciones LTI con fines de

ensayo, de analisis 6 de comparacion en -el médulo blogue operador 272.

Esto es particularmente interesante en la medida de que el contenido de

una palabra de la memoria 208 del médulo memoria central 271 puede igual
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mente enviarse a la barra de informaciones intercambiadora LIME por sectg
res de 4eb.

La figura 18 representa el modulo memoria de temporizacidn y
légica de llamadas prioritaries 215, que comprende una puerta ¥ 360 que
tiene una entrada conectada & la barra de informaciones intercambiadora -
LIME, y otra entrada conectada s la barra de direcciones LAE que le pro-
porciona una direccidén AD3; otra entrada se conecta & la salida del deco-
dificador de érdenes 343 (figura 17) que proporciona la orden AES, La sa-
lida de la puerta Y360 se conecta a la entrada de un registro de direccio
nsdo 361 cuys salida se conecta a una entrades de una puerta 0362, Una -
puerte Y363 tiene una entrade conectada a la barra de informaciones inter
cambiadora LIME, y otra entrada conectada a la barra de direcciones LAE
y recibe asi una direccidn ADSé la salida de la puerta Y363 se conecta a
una entrada de una puerta 0 3684 cuya salida se conecta a la entrada de un
memoria de temporizacion 365. La puerta O 362 recibe en una entrada las
sefiales de reloj ti (figura8) que estdn ligadas a las vias temporales de
los multiplex de la central telefonica; la salida de la puerta 0362 se co
necta al circuito de direccionado de la memoria de temporizacién 365. La
memoria de temporizacion 365 tiene una capacida& de 32 palabras de 12 eb,
comprendiendo cada palabra ademis un elemento binario denominade de des—
bordamiento. La salida m de la memoria de temporizacion se conecta & la
entrada de un decontador 366 cuya Ealida se conecta a otra entrada de la
puerta 0 364; la salide m estd igualmente conectada a una entrada de una
puerta Y367 cuye otra entrada se conecta a la barra de direcciones LAE y
recibe asi una direccion AD1. la salida desbordimiento dcde la memoria de
temporizacidn se conecta & una entrada de una puerta Y368 que recibe en
otra entrada las sefiales de reloj t1 de .las vias temporales; la salida
de la puerta ¥368 se conecta a la entrada de un primer registro de llama-
das prioritarias 369 cuya salida se conecta a una entrada de una puerta

0370; un segundo registro de llemadas prioritarias 371 tiene su entrada
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conectada a la salida de una puerta 0373 cuyas entradas estan conectadas
respectivamente por las conexiones 3?4, 375, 376, al modulo de intercam—
bios unidades de seleccion 31 de la figura 19,al modulo de intercambio -
entre las dos unidades de control 29 de la figurs 20, y al modulo del in-
tercambio red de conexién 30 de la figura 21; el segundo registro.de 1llg
madas prioritarias 271 recibe por tanto, por mediacidén de la puerta 0373,
las 1lamadas prioritaries procedentes de los médnlos 29, 30 y 31; si otros
médulos de intercambios & médulos periféricos debieran estar en el origen
de llamdas priocritarias, serian igualmente conectados a la puerta 0373.
La salide del segundo registro de llamadas prioriterias 271 se conecta a
otra entrada de la puerta 0370 cuys salida se conecis & una entrada de -
una puerta Y372 que tiene otra entrada conectada a la barra de direccio—
nado LAE de la gue recibe una direccién AD1. La inscripcién del valor de
la temporizacién en memorias se realiza a partir de la barra de informacig
nes intercambiadors LIME por la puerta Y363, estando entonces la memoria
de temporizacidén 365 en direccionado espacial a partir del registro de di
reccionado 361 y a través de la puerta 0362, La exploracion ciclica de la
memoria se reeliza a comtinuacidn en direccionado temporal a partir de -
las sefinles de reloj ti. La palgbra direccionada es ordegada en el decon-~
tador 366 donde es decrementada y después reinscrita en la memoria de tem
porizacion 365, a traves de la puerte 0 364, a la misma direccién. El va-~
lor de la palabra direccionada puede ser leido en la barra de informacio-
nes intercambiedora LIME s partir de la puerta ¥367. Cuando e; deconteo
de una palabrs ha terminado, se genera una sefial de desbordamiento que =
permite el ordenamiento en el primer registro de llamddas prioritarias -
369, de la direccids temporal de la palabra que ha desbordade. Esta direg
cién podra ser leida en la barra de informaciones intercambiadora LIME a
través de la puerta 0370 y la puerta Y372.
E] gegunde registro de llamaﬁas prioritarias 371, puede memo-

rizar ocho llemadas prioritarias, por ejemplo, y su lectura permite cono=
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cer el origen de la llameda. Un programa de gestidn de las llamadas prio—

ritaries instaura una gerarquia en la urgencia de las tareas que el progr

e

ma de intercambiador tiene gue realizer; esto es indispensable, puesto -
que varias llamadas prioritarias pueden ser emitidas simultaneamente por
varios modulos periféricos 6 médulos de intercambios.

Ahora se van a describir las insirucciones utilizadas en el
intercambiﬁdor, siendo estas instrucc;ones, como ya se hs indicado durantg
la descripcidén de la figura 14, en nimero de cuatro y varacterizades cada
una por una oérden: TAN, OPE, AMT, AES; las instrucciones son definidas por
48 eb (elementos binarios), siendo definidas las drdenes por los eb 1, 2,
3, de cada instruccién. La figura 26 da el formato de las instrucciones —|°
del intercambiasdor.

1) TAN ~ Esta érden permite efectiar ¢ bién un andlisis ¢ bién un ensayo

segin el valor de la cardtula M del eb 4 de la instruccidn; si éste valor
es "0" se trata de un andlisis y si este valor es "1" se trata de un ensg
yo.

El anélisiq que corresponde el caso en que el valor del eb 4
es "0", permite efectdar une comparacién en 16 eb, por grupo de 4 eb, com
una érden de prioridad. El acumulador A esté cargado durante la instruceipn

anterior, por la barra de informaciones intercambiadora LIME, & por la ba

[

ra de ensayo de informacionmes LTI, y el acumulador B esté cargado por dos
pardmetros P1, P2, P3, P4 de la instruccidn de érden TAN,Cada grupo de 4
eb es comparade respectivamente a P1, P2, P3, P4; en caso de igualdad hay
salto de fase corresp&ndiente SPd1, SPH2, SPH3, SPH4, con una prioridad
que v de SPA1 a SPH4. En caso de cuddruple desigualdad el salto de fase
es SPHO. Los saltos de fase SPH1, SPH2,SFH3, SFH4 tienen un valor comprenm
dido entre 0 y f 73 el salto de fase SYHO tiene un valor comprendido en—
tre 0 y i 127.

El ensayo que corresponde al caso en que el valor del eb 4 es

"1" es efectiiado en 1, 2, 3 6 4 eb. El acumulador A estd cargado durante
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la instruccion anterior por la barra de informaciones intercambiadora LIME
0 por la barra de ensayo de informaciones LFI, pero en este caso se obserr
van cuatro veces ol mismo grupo de 4 eb. El acumulador B recibe directamen
te los pardmetros P1 a P4 que tienen diferentes formas segin que se trate
de ensayer 1, 2, 3 § 4 eb., Como para el analisis, la comparacién entre ol
contenido de los dos acumuladores A y B provoca el saltoc de fase corres—

pondiente SPH1, SPH2, SPE3 6 SPH4 dado por la instruccion; la primera oom
paracidn correcta determina el salto de fase en la drden de SFH1 a SPH4;-
en caso de comparacion no correcta el salto de fase es SFHO.

eb 45, 46, 47 - Estos eb no son utilizados.

eb 48 - Elemento binario de imparidad.

2) OPE : Esta érden permite 6 kién efectdar operaciones aritméticas 6 lo—
gicas en operandos ya presentes en los acumuladores 6 bién llamar y ensa-
yar & analizar, en una sola fase una informacidn presente en la barra de

ensayo de informaciores LTI. La forms de operacién, MO, es funcidn del eb
4. Si su valor es "0" se trata de una operacidn logica y su valor es "1"

se trata de una operacién aritmética.

eb 5 a8 - Referencia ADi- Se trata de una microinstruccidn de 4 eb que

permite transferir informaciones a ensayar de la barra de ensayo de infor
maciones LTI en el scumulador A.

eb 9 — Referencia A — Si su valor es "1" permite la transferencia, en el
acumulador A de las informaciones presentes en la barra de informaciones

intercambiadora LIME,

eb 10 a 14 - Referencia AD2. Se trata .de una microinstruccién de 4 eb que

proporciona la direccion fuente de datos a ensayar gue son entonces propor

cionados sobre la barra de ensayo de informaciones LTI.

eb 15 — Referencia B. Si su valor es "1" permite la transferencia del com:
tenido del acumulador A en el acumulador B por mediacidn de la barra de -

informaciones intercambiadora LIME,

eb 16 — Referencia C. Si su valor es "1" permite la transferencia del re-
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sultado del circuito de cdlculo 310 (figurn 16) en el acumuledor T,
eb 17 a 20 - Referencia DEC. El cddigo de estos 4 eb indica el tipe de det
caleje, izquierds & derecha, a efectiar en el contenido del aéumulador Aj
indican igualmente el valor de este decalaje; 1, 4, 8, 12 pare un decalaje
a la derecha, 1, 4, 8 para un decalaje & la izquierda.

eb 21 a 24 - Referencia CAL. El cédigo de estos elementos binarios indica
al circufto de calculo 310 el tipo de operacion & efectdar en el contenide
de los acumuladores 4 y B, Estas operaciones son operaciones légicas ¢ =
aritméticas corrientes: comperacidén, adicién, substraccidn, incremento -
{+ 1Y 6 disminucidn (=1)en el contenido del acumulador A, wnidn, intersecet
eién, exclusion, transferencia del contenido de uno de los acumuladores ey
otro: A en B,y & 6 B en el acumulador C.

eb 25 ~ Referencia CE, Si su valor es "1" imponme un "1i" a la entrada del

circuito de cdleculo 310,

eb 26 - Referencia CS. Si su valor es "1" valida le salida retenida del

circufto de calculo 310; esta salida retenida es utilizada para permitir

la eleccidn del salto de fase.

eb 27 - Referencia CH. Si su valor es "1" este elemento binario permite &
bién un ensayo, si el elemento binario 22 tiene el valor "1", entre el con
tenido del acumulador A cargado por la barra de enseyo de informaciones -
LTI ¥ &1 valor del pargmetro P definido por los elementos binarios eb 29

a 32, 0 bién un andlisis, si eb 22 tieme el valor "0", entre el contenido
del acumulador A y el valor del pardmetro P. Si el eb 27 tiene el valor -
"0", se trata de una comparacidén entre el contenido de los acumuladores A
¥ B, ¥ en ese caso los elementos binarios (eb) 29 a 32 no representan ya

un pardmetro, £iné un salto de fase.

eb 28 ~ Este elemento binario, s8i su valor es "1", impone un salto de fa-
se incondicional dado por los eb 37a 44. BEste eb 28 tendra por tanto el =
valor "1" para todos los tipos de operaciones de 6rden0PE, con excepcidn

de ensayo, andlisis y comparacion, para los que el salto de fase es fun—

cion del resultado de la operacion.
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eb 20 a 32 - Referencia P/SPH2, Esgtos elementosrbinnri;s d;ﬁ gfbié;”el va
lor de un parametro P, si el elemento binario 2; tiene el valof M, G-
bién el valor de un salto de fase SPH2 si el elemento béngﬁib 2; tiene el
valor "0", se trata entonces de una coﬁparacién eﬁtre ios contenidos de ~
los acumuladores A y B; en este caso SFH2 da el valor del salto de fase =
correspondiente si la comparacion indica que el contenidé del acumulador
A es superior al contenido del acummlador B. El valor de saléo de fase -
SPH2 estd comprendido entre 0 y + %.
eb 33 a 36 ~ Referencia SPH1 - Estos elementos binarios definén un salto
de fase correspondiente 6 bién a una igualdad entre los gontenidos de los
acumulador;s A y B durante una comparacion, 6 bién a un emsayo positivo

0 un andlisis positivo en el caso en que el elemento binario 27 tenga el

valor "1", El valor del salto de fase SPH1 estd comprendido entre 0 y + 17
eb 37 a 44 - Beferencia SPHO, Estos elementos binarios definen un salto
de fase cuyo valor estd compréndido entre 0 y + 127. Este salto de fase
tiene lugar en el caso en gque no haya habido salto de fase SPHI, 5 SHH2,
es decir en el caso de ensayo negativo 6 en el caso de una comparacion =
que indigume que el contenide del acumulador A es menor que el contenido
del acumulador B, Este es igualmente el valor del saltc de fase impuesto
(eb 28 igual a “1*} para cualquier operacidn aritmética ¢ lgéicu corrien-
te. |

eb 45 - Inutilizado.

eb 46 — Referencia CB. Este elemento binario permite intercembiar infor-
maciones por mediacién de la barra de intercambios LIE, entre médules pe-
riféricos, 6 modulos de intercambios y el dispositivo légico de ‘control
26 (figura 14) del intercambiador . Las informaciones llevadas por la bar-
ra de intercambios LIE son validadas en el sentido periféricas/dispositie
vo légico de control si el valor de este elemento binario es "1", y son
validadas en el sentido dispositivo ldgico de control/periféricas si el

valor de este elemento binario es "0".
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eb 47 -~ Inutilizado

3) ANT Esta érden permite escribir & leer una informacién (pardmetro & va
riable) en el médulo memoria central 271, y direccionar simultaneamente
por la l{nea de direccionado LAD ¢ por uné direccion AD1 proporcionada -
por la barra de direccionado LAE, ung direccién-fuente para escritura en
memoria, ¢ una direccidn destino para lectura en memoria, de un médulo de
intercambios & de un modulo periférico.

eb 4 - Referencia FL. Si su valor es "1" permite la escritura de una pale
bra en la memoria direccionada; si su valor_es "0" permite la lectura de
una palebra en la memoria direccionada.

eb 5 a 8 - Referencia AD1. Estos elementos binarios definen una direccidn
en un médulo periférico ¢ en un modulo de intercambies, o incluso en el
dispositivo ldgico de control; combinados con los elementos binarios 21 a
36 del pardmetro P, permiten validar una direccién fuente para escritura
en uns memoria; 6 una direccién destino cuando se trata de leer en una me
morige
eb 0 - Referencia A. Si su valor es "1", este elemento binario permite la
transferencia, en el acumulador A, de las informaciones llevadas por la
barra de informaciones intercambiadora LIME.

eb 10 = Referencia PAG. Este elemento binario permite la paginacion de la
memoria 208 del module memoria central 2713 si su valor es "1" permite -
direccionar la memoria mas alld de las 64 palabras direccionables por la
instruccidn de érden AMT, Si este elemento birario es validado, es decir

si tiene el valor "1", la direccién de la memoria es una combinacion del
1

contenido de registro de direccionado memoria 292, cargade por una instruc

cidn anterior, y elementos binarios 11 a 16, referencisa ADMT, que definen
una direccidén de una palabra en una pagina de la memoria.

eb 11 a 16 - Referencia ADMT. Estos elementos binarios dan, la direccion
de una palabra de la memoria 29B; la direccion es codificada en 6 elemen-

tos binarios, lo que permite direccionar una palabra entre 64; si el ele-
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mento binario 10 tiene el valor "O" se trata de una palabra cuys direccién,
es decir el nimero, estd comprendido entre 0 y 63; si el elemento bineriq
10 tiene el valor "1" se trata de una palabra cuya direccidn es dada por
los elementos binarios 11 a 16 combinados con el contenido del registro
de direccionado memoria 292 cargado por una ingtruccidn anterior.

eb 17 a 20 - Referencia SCT. Estos elementos binarios permiten velidar de
1 a 4 sectores de la palabra de direccidn ADMT,
eb 21 a 36 ® Referencia P. Se trata de un parémetro. Si el elemento bina-
rioc 45 tiene el valor "1" el pardmetro P es transferido en la barra de -
informaciones intercembiadora LIME para escribirse en memoria si el elemen
to binario 4 tiene el valor "i", Si el elemento binario 45 tiene el valon
"0", loselementos binarios del parametro son combinades con los de la di-
reccién AD1 para validar una direccidén fuente si eb4 tiene el valor "1"

4 wna direccidn destino si eb4 tiene el valor "0,

eb 37 s 44 - Referencia SPH. Estos elementos binarios définen un salto =
de fase a efectdar al final de la instruccidn de drden AMT; el valor del
salto de fase esté comprendido entre 0 y + 127,

eb 45 - heferencia BUS. Si su valor es “1" este elemento binario permite
la transferencia, en la barra de informaciones intercambiadora LIME, del
parametro P. .

ob 48 ~ Referencie CB. si su velor es "1" este elemento binario permite -
validar la barra de intercambios LIE enel sentido médulo periférico & mé-
dulo de intercambios hacia el dispositivo logico de control 26; estos se
justifica en particular en el caso en que el elemento binario 4 tenga el
valor "1", lo que corresponde a la escritura en lae memoria 298 de una in-
formacién procedente de un médulo periférico & de un médulo de intercem—
biogs. Si su valor es "0" este elemento binario 45 pe;mite validar le bar-
ra de intercambios LIE en el sentido dispositivo logico de control hacia

un médule periférico & un module de intercambios; esto se justifica en -

particular si el elemento binario 4 tiene el valor "0" lo que correspon-—
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de & leer una informacién en la memoria 208 del médulo memoria central -
271 de destino de wn mddulo periférico ¢ de un médulo de intercambies.
eb 47 - Inutilizado.,

4) AES. Esta érden permite transferir informaciones de una direccidn fuep
te, referencia AD1, hacia una direccidén destino referencia AD3.

eb 4 - Inutilizado.

eb 5 a 8 — Referencia AD1, Estos elementos binarios, definen una direc—
¢idn; combinados con los elementos binarios del parémetro P, permiten va-
lidar uwna direccion fuente para las transferencias de las informaciones.
eb 9 — Referencia A, Permite, =i su valor es "i", la krensferencia en el
acumulador A de las informeciones presentes en la barra de informaciones
intercambiadora LIKE.

eb 10 a 14 ~ Referencia AD2, Egtos elementos binarios definen una direc-
cién que proporciona una validacidén de direccidn fuente de datos a ensa-
yar.

eb 15 - Referencia B. Permite, si su valor es "1", la transferencia del
acumulador B de las informaciones presentes en le barra de informaciones
intercambiadora LIME.

eb 16 g 20 - Referencie AD8. Estos elementos binerios definen uma direc—
cibn; combinados con los elementos binarios del pardmetro P, permiten ve-
lider una direccion destino para la transferencia de las informaciones.
eb 21 a 36 — Referencia P. Se trata de un parametro que tiene dos utili-
zaciones. Si el elemento bineric 45 tiene el velor "1" el pardmetro es —
transferido sobre la barra de informaciones intercambiadora LIME para es-
cribirse en una direccion destino validada por AD3; los elementos binaric
presentes en la barra de informaciones intercambiadora LIME pueden com—-
biparse con los de AD3 pare efectiar puestas a "0", para puestas e "1"
de bisculas 6 para una inicializacidn completa del dispositivo légico de
control. Si el elemento binario 45 tiene.el velor "0", los elementos bi-

narios del pardmetro se combinan con los de AD1 para validar direcciones
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fuentes que son los origenes de las informaciones a transferir.

eb 87 a 44 - Referencie SPH., Estos elementos binarios definen un salto
de fase a efectlar al final de la imstruccidn de orden AES; el valor del

salto de fasé estd comprendido entre 0 y + 127.

eb 45 = Referencia BUS. Si su valor es "1" este elemento binario permite

perametro P.
eb 46 - Referencia.CB. Si su valor es "1" este elemento binario permite
velidar la barra de intercambios LIE en el sentido modulo periférico & -
médulo de intercambios hacia el dispositivo légico de control; si su va-
lor es "0" la barra de intercambios LIE es validada en sentido contrario.
Esto es particularmente interssante para reconciliar en el dispositivo -
16gico de control, para probarlas por ejemplo, informaciones procedentes
de los modulos de intercambios. Asimismo es posible escribir en modulo de
intercambios,’informaciones que proceden de operaciones légicas 6 aritmé
ticas efecttiadas por el dispositive logico de control.
eb 47 = Inutilizado.
eb 48 - Para todas las instrucciones de orden TAN, OFE, AMT, ALS descritas
anteriormente el elemento 48, referencia IMP tiene el mismo significado;
este es el elemento binario de imparidad. Si el ntmero de "1" de la palg
bra instruccién es impar, su valor es "0"; si el nimero de "1" de la palg
bra instruccién es par, su valor es "1" a fin de restablecer la imparidad
de la palabra instruccidne
La figura 19 representa el médulo de intercambios unidades de
seleccidn 31 de la figura 4. Este mbdulo asegura la emisién y la recép-
cidén de los mensajes entre las unidades de seleccion y la parte intercam
biadora de una unidad de control. Un registro 381 tieme su entraca conect
teda a la salida de une puerta Y384 que tiene una entrada conectada a —
la barra de intercambios LIE, otra entr;da conectada a la barra de direct

ciones LAE de la que recibe una direccién AD1 y otra entrada conectade &
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la linea de control LCE; la sslida del registro 381 se conecta & la entra
da de una puerta ¥385 cuya otra entradas se conecta e la berra de direccio
nes LAE de la que recibe una direccidon 4D1 y otra entrads conectada a la
linea de control LCE; la selida de la puertes Y385 se conecta & la barra =
de intercambios LIE. La salida de registro 381 se conects iguslmente a la
entrads de direccionado del multiplexador 882 y del demultiplexador 383.

El multiplexador 282 tiene sus entradas conectadas & las unidades de sele

10

cién por lineas de marcado LU1, LU3, LU5, LU7 que son lineas dobles. Como
se ha dicho anteriormente, la central comprende 64 unidades de seleccidn
divididas en cuatro grupos; las lineas de marcade LU1, LU3, LU5, LU7 se .
conectan respectivamente a las unidades de seleccion 0 a 15, 16 a 31, 32
a 47, 48 & 63; la salida del multiplexador 382 se conecta por uma conexidn
entrada a un dispositivo de deteccion de las llamadas 386 y A un disposi-
tivo de deteccidn de las faltas 387. Elldemultiplezador 383 tiene sus sa=
lidas conectadas a lineas de marcado LU2, LU4, LU6, LUS que son lineas do
bles; estas lineas de marcado se conectan respectivamente a las unidades
de seleccion 0 & 15, 16 a 31, 32 & 47, 48 a 63; la entrada del demultiple
xador 383 se conecta a una conexidn salida LS. La emisién de informacio-
nes de destino de las unidades de seleccion de un grupo se realiza por -
una lines de marcado LU2 por ejemplo, que es una linea doble, siende en~
viada las informaciones simultdnesmente sobre las dos lineas de la linea
de marcado, y es el receptor de la unidad de seleccion concernida el que
elige una linea. Las informaciones que proceden de una unidad de seleccidn
llegan por una linea de marcado LUl por ejemplo, que es una linea doble,
y es el médulo de intercambios unidad de seleccion quien elige unma linea
de la linea de marcado.

El registro 381, de una capacidad de dos elementos binarioes,
es cargado por la barra de intercambios'LIE y direccionada ei mul tiplexa-
dor 382 y él demultiplexador 883; el multiplexador selecciona una linea

de marcado pare desviarla sobre la conexién entrada LE; el demultiplexa—
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dor selecciona una linea de marcado hacia la que desvie la conexion sali-
da LS. Después de la carga inicial, el registro 381 es un contador que -
permite realizar una exploracﬁén temporel del multiplexador para la detec
cién de las llamadas. El dispositivo de deteccion de las faltas 387 tratel
las faltas gue aparecen en la conexién entrada LE y alerte, segim el tipo
de falta, al programa de instrucciones del intercawbiador, conectandose

su salida a la barra de ensayo de informaciones LTI.

La conexion entrada LE se conecta igualmente a un registoo @
mala imparidad a la recepcidm 402,a un registro de no confirmacion de llj
made 408 y a una entrada de una puerta Y405; la salida de la puerta Y405
se conecta a un registro no bién recibido 404; la salida del registrc de
mala imparidad a la recepcidén 402 se conecta a una entrada de una puerta
0407 y a una entrada de una puerta Y408; la salide del registro de no con
firmacion de llamadas se conects a otra entrade de la puerta 0407 y a otxa
entrada de una puerta Y40§; la salida de registro no bién recibide 404
se conecta a otra entrada de la puerta 0407 y a una entrada de una puertj
Y410, La salida de la puerta 0407 se conecta por la conexién 374 & una en
trada de la puerta 0378, figura 18. Una entrada de las puertas Y408, 409,
410 se conecta & la barra de direcciones LAE de la que las puertas Y reci
ben una direccién AD2; la salida de cada una de las puertes Y408, 409, -
410 se conecta a la barra de ensayo de informaciones LTI.

Le conexién entrada LE también se conecta & una entrada de -
una puerte Y412 cuya salidea se conecta a una entrada de una puerts 0414;
otras dos puertas Y411-—413 tienen igualmente su salida conectada a una -

entrada de la puerta 0414 cuys salida se conecta por un cable 415 a una

entrada de un registro contador 389.
Una memoria microprograma 388, que es una memoris Viva ., tig
ne una cepacidad de 16 palabras de 16 elementos binarios, conteniendo ca=

da palabra una érden y su tiempo de ejecucién ti 6j; la salida de la me-

. 'y + @
moria microprograma se conecte a una conexion ordenes ORD a la gque propor
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ciona la érden correspondiente & la palebra lu. El registro contador 389 !

tiene su salida conectada &l circuito direccionado de la memoria micro—
programa; este registro contedor progresa una unidad despues de la ejecu
cion de cada drden; la entrads del registro contador se conecta a la sa-
lida de una puerta Y393 que tiene una entreda conectada a la barra de in-
tercambios LIE, y otre entrada conectada a la barra de direcciones LAE
que le proporciona una direccion AD3.

El registro contador 389 tiene una entrada de puesta a cero
% conectada s la conexién ordenes ORD del que recibe una érden de puesta
e cero, orden que corresponde a la palabra 13 de la memoria microprogra-
ma; las érdenes de la memoria microprograma serdn dadas mds tarde.

Un primer comparador 391 y un segundo comparador 892 reciben
cada uno en una entradﬁ la sefial de tiempo T1 a T5 y 61 a 65,

El primer comparador 391 tiene otras entrada conectada a la s
lida de la memoria microprograma, y proporciona a la salida, en una lines
394 y a partir de las sefiales de tiempo T1 & T5 y 01 a 85, sefiales de -
tiempo microprograma TMI en funcion de los tiempos programados en la me~
moria microprograma 388,

El segundo comparador 392 tiene otra entrada conectada a la
salida de un registro tiempo de llamada 380, y proporciona a la salida,
en una linea 395 y a partir de las seflales de tiempo Tl a T5 y 61 a 65,
sefiales de tiempo programa TIR en funcidén de los tiempos cargados en el
registro tiempo de llamada. La entrada del registro tiempo de llamada -
390 se conecta & ls salida de una puerta 0396 que tiene una enirada cone:
teda a la salida de una puerta Y397 y otra entrada conecteda a la salida
de una puerta Y398. La puerta Y397 recibe en una entrada las sefiales de
tiempo T1 & T5 y 61 a 65 y tiene una entrada conectada por la linea 389
a ia salida del dispositivo de deteccidn de las llamadas 386. La puerta
Y398 tiene una entrada conectada a la b;rra de intercambios LIE y otra

entrada conectada a la barra de direccionado LAE de la gue recibe una -

h

4
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direccidn AD1. La salida del registro tiempos de llamada 390 se conecta g .
una entrada de una puerta Y400 que tiene otra entrada conectada a la bar-
ra de direcciones LAE de la que recibe una direccion AD1 y otra entrada
conectada a la linea de control LCE; la salida de la puerta Y400 se'conqg
42 a la barra de intercambios LIE, La puerts Y405 tiene otra entrada co-
nectada a la conexidn ORD de la que recibe la orden correspondiente a la
palabra 12 de la memoria microprograma. La puerta Y411 tiene una entrada
conectada a la linea 399 que sale del dispositivo de deteccién de las lls
madas 386, y otra entrada conectada a la conexidn érden ORD de la que re~
cibe las érdenes correspondientes a las palabras 9, 10, 11 de la memoria
mieroprograma 388. La puerta Y412 tiene otra entrada conectada a la cone-
xién enirada LE, como se ha dicho anteriormente, otra entrada conectada -
e la conexidn érdenes ORD de la que recibe la orden correspondiente a la
palabra 4 de la memoria microprograma, y otra entrada conectada por la Lf
nea 394 a la salida del primer comparador 391; la puerta Y413 tiene una -
entrada conectada & la conexidn ordenes ORD de la que recibe la érden cor
respondiente a la palabra 5 de la memoria microprograma y otra entrada cg
nectada por la linea 394 a la salida del primer comparador 391. Un regis-
tro tampén de intercambios 420 es un registro de 37 elementos binarios;

tiene una entrada paralela conectada a la salida de una puerta Y421 que

tiene una entrada conectada a la barra de intercambios LIE, otra entrada
conectada a la barras de direcciones LAE de la que recibe una direccién -
AD1 y otra entrada conectads a la linea de control LCE; una salida para-
lela del registro tampén de intercambios 420 se conecta a una entrada de
una puerta 1422 que tiene otra entrada conectada a la barra de direccio-

nes LAE de la que recibe una direccién AD1 y otra entrada conectada a la
iinea de control LCE; una entrada serie del regisiro tampén de intercam-
bios se conecta a la salida de una puerta Y423 que tiene una entrade co-

./
nectada a 1a conexidén entrada LE y otra entrada conectada a la conexion

érdenes ORD de la que recibe ordenes correspondientes a las palabras 57
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6 de la memoria microprograma 388; una salida serie del registro tampon dp
intercambios se conecta a una entrada de una puerta Y424 que tiene otra'-
entrada conectada a la conexidn ordenes ORD de la que recibe drdenes cor-
respondientes a las palabras 7 y 8 de la memoria microprogramaj una puer-
ta Y425 tiene una entrada conectade por la linea 395 a la salida del se—
gundo comparadoer 382 y otra entrada conectada a la conexidn érdenes ORD

de la que recibe Srdenes correspondientes s las palabras 3 y 10 de la me-
morias microprogama; una puerta Y426 tiene una entrade conectada por lsa 1]
nea 394 a la salida del primer compafador 391 y otra entrada cohectada B
la conexién érdenes ORD de la que recibe drdenes correspondientes a las =
palabras 1 y 2 de la memoria microprograma. La salida de cada una de las
puertas Y424, 425, 426 se conecfa & una entrada respectiva de una puertsa
0427 cuya salida se.conecta por la conexidn salida LS al demultiplexador
383.

El registro tampén de intercambios 420 tiene un circuito de
direccidn escritura 428 tanto para la escritura paralela como la escritura
serie, y un circuito de direccion lectura 429 tanto para la lectura para-
lela como la lectura serie; los dos cirouftos de direccionado se conectan

a la linea de direccidn LAD que proporciona las direcciones procedentes
dos circuitos de direccionado 428 ¥y 429 permiten el direccioenado por sac-

Cads palabra de la memoria microprograma 388 comprende 16 ele
mentos binarios; cada palabra estd constituide como se indice a continua-
cion:
elementos binarios 1 a 4 : definen una érden
eb 5 = Referencia FPE; valida el final del procedimiento de intercambio
eb 6 — Referencia ATR; valida la espera del recepecidn
eb 7 a 18 —~ Referencia TMI; estos elemeﬂtos binarios definen el tiempo

concernido por 1la drden contenida en la palabra correspondiente. Los ele
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mentos binarios 7 a 11 indican sefiales de tiempo 85 a 81, los elementos
binaries 12 a 16 indican sefiales de tiempo T5 a T1.

Las diferentes ordenes, codificadas en los elementos binarios
1 8 4 son las siguientes:
1) EPER 1 - Esta érden impone el envio sobre la conexion LS de una sefial
de imparidad en el tiempo definida por los elementos binarios 7 a 16 (re-
ferencia TMI). El primer comparado 391 efectla la compsracion de este —
tiempo con el tiempe correspondiente a les selfiales de tiempo Ti, 8j y -

proporcbona a la salida, en la linea 394, una sefial que se aplica sobre

proporciona una sefial que se aplica sobre la conexién salida LS a través
de la puerta 0427. .
2)EPER 2 - Esta érden indice "bién recibido" e impone el envio sobre la

conexidén LS de una sefial de paridad buena. Después de la recepcion de wmn

=]

mensaje por la conexidn entrada LE cuya paridad se verifica a la recepcid
el primer comparador 391 efectda la comparacion entre el tiempo dadoe por
la palabra de drden EPER 2 y el tiempo correspondiente a las sefiales de

tiempo Ti, 6] ¥ proporciona a la salida en la linea 394, una sefial que se
aplica sobre la puerta Y426 que es condicionada por la orden EPER 2 y pro
porciona una sefial que se aplica sobre la conexién salide LS a través de
la puerta 0427.

3) EPER 3 - Esta Srden corresponde al envio de una llamada. El registro

tiempo de llamada 390 es cargado por la barra de intercambios LIE & traves
de la puerta Y398 y la puerta 0396. El segundo comparador 392 efectia lg
comparacion entre el tiempo dado por los elementos hinarios T a 16 de 1a
palabra de orden EPER 3 y el tiempo de 1lamada cargado en el registro -

tiempo de llamada 390, correspondiendo, bién entendido, el tiempo de llg
mada al nimero de la unidad de seleccion gue se desea llamar. El segundd

comparador proporciona sobre la 1inea 395, una seflal que se aplica a la

puerta Y425 que es condicionada por la érden EFER 8; la puerta Y425 pro—
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porciona una sefial que se aplica sobre la conexién salida LS a travds de
la puerta 0427,

4) SIN - Este érden permite la espera de la coincidencia entre el tiempo
dado por los elementos binarios 7 a 16 y el tiempo dado por las sefiales

Ti y 0j; cuando el primer coﬁpafador 391 detecta la coincidencia propor-
ciona una sefial que se aplica a la puerta Y412 condicionada por la arden
SW y la sefial transmitida por la conexidn entrada LE, La puerta Y412 pro
porciona, 8 través de la puerta 0414, una sefial en el cable 415 que se -
conecta g la entrada avance del registro contader 389; esta sefial provoce
un avance del registro contador para direccionar la secuencia siguiente

en la memoria microprograma 388.

5) MAC 1 - Esta orden permite ordenar en el registro tampon de intercam=
bios 420 une informacidn .aplicada en el multiplexador 382; a este efecto,
ja &rden MAC 1 condiciona la puerta Y423 durante un tiempo definido por -
los elementos biﬁarios 7 a 16 de ésta drden. En efecto el primer compara-
dor391 proporcions una sefial que condiciona la puerta Y413 que recibe =~
igualmente la orden MAC 1, y la sefial proporcionada por el primer comparg
dor por los elementos binariocs 7 a 16 de la ﬁalabra de &rden MAC 1; la = '
puerta Y413 proporciona una sefial que se eplica a través de la puerta —

0414 a la entrada avance del registro contador 388, y hace avanzar el re-
gistro contadore.

6) MAC 2 - Esta .6rden permite ordenar en el registro tampén de intercam—
bio 420 una informacién splicada al multiplexador 382. La érden MAC 2 —

condiciona la puerta Y423, pero contrariemente a la orden MAC 1 no prove
-ca el avance del registro contador 389,

7) MAC 3 - Esta oérden permite enviar el contenido del registro tampon de
intercambios 420 sobre la conexion saliente 1S, a través de la puerta -

Y424 y la puerta 0427, siendo condicionada la puerta Y424 por la orden -
MAC 3.

8) MAC 4 - Esta orden permite enviar el contenido del registro tampon de
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intercambios 420 sobre la conexidn saliente LS a través de la puerta Y424
y la puerta 0427, siendo condicionada la puerta Y424 por la érden MAC 4.

9) FIP 1 - Esta orden permite, si hay confirmacién de llamada por el dis-

positivo de deteccidn de las llamadas 386 hacer avanzar el registro conta:
dor 389. A este efecto, la puerta Y411 es condicionada por la érden FIP 1
y la seiial proporcionada por el dispositivo de deteccion de las llamadas;
la sefial saliente de la puerta Y411 se aplica, a travées de la puerta 0414}
a la entrada avance registro de contador 389.
10) FIP 2 - Esta orden permite si hay confirmacion de llamada por el dis—
positivo de deteccion, de las liamadas 386, hacer asvanzar el registro con
tador 389, como se indica para la érden FIP 1, siendo entonces condiciong
da la puerta Y411 por la Srden PIP 2. Ademds, esta érden pro%oca el envio
de une sefal sobre la conexién salida LS para emisién inmediata en linea;
a este efecto, la puerta Y425 es condidonada por la érden FIP 5 ¥ por 1a
sefial saliente del segundo comparader 392 que compara las sefiales de tiem
po Ti y 6j al contenido del registro tiemp? de llamada 390 cargado por el
dispositivo de deteccidn de las llamadas 386 a través de la puerta Y397 ¥
la puerta 0396.
11) FIP 8 — Esta onden corresponde a un final de llamada en caso de res—-
puesta. Esta érden hace avanzar el registro contador 389 si hay respuesta
a una lismada. A éste efecto la érden FIP 8 condiciona la puerta Y411 que
es igualmente condicionada en caso de respuesta, por una sefial emitida -
por el dispositivo de deteccion de las llamadas 386..
12) FIP 4 ~ Esta drden sirve para controlar que la sefal, bién recibida,
ha llegado al mdédulo de intercambios en respuesta a la emisidn de un men-
saje. Si esta sefial no es recibida la puerta Y405 recibe la érden 12 y =
posiciona en "1" el registro 404.
13) PEB ~ Esta grden permite una puesta & cero del registro contador 389;
se aplica a la entrada puesta a cero 7 del registro contadore

1 El registro tampén de intercambios 420 estd dividido en cua—
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tro sectores: SCO. de ocho elementos binarios, SC1 de ocho elementos bina~
rios, SC2 de dieciseis elementos binarios, SC3 de cinco elementos bina-
rios, teniendo cada sector ume atribucion determinada; el sector SCO indj
ca el tipo 7 la funcién a cumplir, el sector SC1 indica uca via temporal
y un multiplex saliente LIRS, § entrante LRE, de las unidades de seleccich
el sector SC2 designa una unidad de seleccion y un equipo en la unidad de
seleccion y el sector SC3 contiene un mensaje que se refiere a los puestds
de operadoras.
Los tiempos de llamada y de respuesta son diferentes segin que
se trate del intercambiador de la unidad de control 4 6 de la unidad de
control 5. Se desiguaré el intercambiador de la unidad de control 4 por
ECH 1 y el intercambiador de la unided de control 5 por ECH 2. Un tiempo
de llamada tn corresponde a la unidad de seleccion n, que se designera -
por USn, de los grupos de unidades de seleccién, En cada tiempo de llama-
da tn estd dividido en cinco tiempos 81 ...... 85, que corresponden a:
€1 - Llamada de una unidad de seleccién hacia el intercambiador ECH 1 (14

neas de marcado LU 2, 4, 6, 8).

02 — Llamada del intercambiador ECH 1 hacia una unidad de seleccién (1lineas

de marcade LU 1, 8, 5, T) & llamada de una unidad de seleccion hacia los
dos intercambisdores ECH 1 y ECE2 (lineas de marcado LU 2, 4, 6, 8 en ce-
da médulo de intercambio).

83 - Respuestazdel intercambiador ECH 1 a la unidad de seleccion (lineas
de mareado LU 1, 3, 5, 7) & respuesta de la unidad de seleccién al inter
cambiador ECH 1 (1ineas de marcado LU 2, 4, 6, 8).

84 -~ Llamada de intercambiador ECH 2 hacia una unidad de selecqién (lineas
de marcado LU 1, 8, 5, 7) ¢ llamada de una unidad de seleccion hacia el

interéambizdor ECH 2 (lineas de marcado LU 2, 4, 6, 8).

85 — Respueste del intercambiador ECH 2 a la unidad de seleccién (lineas
de mareado LU 1, 3, 5, 7) é respuesta de la unidad de seleccidn al inter

cambiador ECH 2 (1{neas de marcado LU 2, 4, 6, 8).
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* El intercambio de informaciomes entre un intercembiador y las
unidades de seleccidon se realiza de t16 61 a t23 65 para ECH 1, de 124
€1 a 131 65 para ECHZ;
el elemento binario de imparidad es proporcionade en t23 63 para ECH 1 -
y en t31 €3 para ECH 2.

Abora se va a indicar el desarrollo de un intercambio. A la
emisién el dispositivo légico de control 26 del intercambiador ECH 1 por
ejemplo, verifica la disponibilidad del médulo de intercembio unidades dq
seleccion, y efectia entonces las operaciones siguientes: carga de la me~
moria microprograma 388 que contiene entonces en forma de brdenes el pro-
ceso deseado a la emisidn, carga del registro tampén de intercambios 420
por el mensaje a emitir, inicializacidn del numero del grupo de unidades
de seleccién concernido por el mensaje cargando el registro 321 por este
némero de grupo, inicializacidn del nimero de unidad de seleccidn a lla-
ﬁar por carga del registro tiempo de llamada, inicializacion del registra
contador 389 para el disparo del proceso de intercambios

Zn la recepcién,'el médulo de intercambios esta entonces en
posicion espera de recepcidn de mensaje; & este efecto la memoria micro=
programs 388 esta cargada por una primera microinstrnecion de orden FIP
2 (espera de recepcién). Desde el momento mismo de la recepcion de la 1lg
mada de una unidad de seleccidén, el modulo de intercambio se posiciona en
recepcion de mensaje.

La figura 20 representa el médulo de intercambio entre las dos
unidades de control 20 de la figura 4. Este mbédule asegura el intercambio
de las informaciones entre una unidad de contrel denominada "maestra"” Yy
una unidad de control denominada "esclava™; hay por tanto un médulo de in
tercambios en cada unidad de control 4 y 5 puesto que estas unidades de
control som idénticas y que cade una de ellas puede ser "maestra", sien—

do la otra “"esclava™. Estas informaciones &e refieren esencialmente & la

parte multirregistrador, ¥y el médule traductor 32 figura 4. Ademds, el m
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dulo de intercambio entre las dos unidades de controles 29 asegura igual-
mente el intercambio de informaciones entre ls unidad de control a la que
pertenece y el drgano de control 7 de la central (figura 1)} En este médus
lo se encuentra, como en el médulo de intercambios unidades de seleccidn
representado en la figura 19, todo un conjunto de Organos destinados al-
control de proceso del moédulo; estos drganos estén por tanto designados —
por las mismas referencias que las utilizacdas en la figura 12, puesto que
tienen igual funcion. Se ve por tanto: una memoria microprograma 388, el

registro contador 389, la puerta Y393 que tiene una entrada conectada a -
ja barra de informaciones intercambiadora LIME y una entrada conectada a

la barrs de direcciones LAE; un primer comparador 391, un segundo comparg
dor 392, un registro tiempos de llamada 390, una puerta 0396, dos puertas
Y397, 398, una puerta Y400,un dispositivo de deteccidn de las llamadas -
386, un dispositivo de deteccidn de las faltas 387, tres puertas Y411, -
412, 418, uwna puerts 0414, un registro de mala imparidad a la recepeidn

402, un registro de no confirmacidn de llameda 403, un registro de no bié)

1]

recibido 404, tres puertas Y408, 409, 410, una puerta 0407 cuya salida se
conecta & la puerta 0373, figura 18, por la conexion 375, dos puertas Y405
406. Las érdenes de la memoria microprograma 388 son les mismas que las -
deseritas anteriormente. Un primer desviador 440 recibe informaciones ya
sea de otra unided de control porles 1ineas de intercambios EIM 1 y EIM 2
§ bién del drgano de conmtrol 7 por las lineas de control LC1 y LC3, efec—
tdandose lg salida del primer desviador sobre la conexion entrante LE; -
un segundo desviedor 441 envie informaciones ya sea a otra unidad de con=—
trol por las l{neas de intercambios EIM2 y EIM4 6 bién al drgano de con-
trol por las lineas de control IC 2 ¥ LC 4; les informaciones son aplica—
das a la entrada del segundo desviador por le conexién de salida LS. Cadal
desviador se conecta a la barra de direcciones LAE de la que recibe una —
direccidn AD3; cada desviador es ademds gobernado por las ordenes 6, 1 4

8 procedentes de la memoria microprograms 388, proporcionando la conexion|
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érdenes ORD respectivamente una érden, 6, 1, 8 a una entrada de una puer-
ta 0442 cuya salida se conecta & u na entrada de control de cadé desvia-.
dor. Un registro 443 de 8 elementos binarios tiene una 1{nea de salida =
AME en la que se encuentran sefiales AME 9 a AME 163 la entrada del regise-
tro 443 se conecta a la salida de una puerta Y444 que tiene una entrada -
conectada a la barra de intercambios LIE y una entrada conectada a la bar
ra de direcciones LAE de la que recibe una direccién AD3. Las seflales de
salida AMEQ y AME16 sirven para gobernar la escritura 6 la lectura del rg
gistro de entrada 445, de la memoria de intercambios 446, del registro de
salida 447.

El registro de entrada 445 tiene su entrada conectada a la &g
lide de una puerta 0448 cuya entrada se conecta a la salida de una puerta
Y449 y cuya otra entrada se conecta & la salida de una puerta Y450. Una
entrada a la puerta Y449 se conecta & la conexién entrada LE y otra entral
ds se conecta & la conexién érdemes ORD de la gue recibe las ordenes 5 ¥
6; una entrada de la puerta Y450 Qe conecta por un inversor 451 a la 1{-
nea de orden ORD, La salida del registro-de entrada 445 se conecta a ma
entrada dé una puerts Y452 gue tiene otra entrade conectada a la linea de
salida AME de la que recibe una sefial AME 9. La salida de la puerta Y452
y la salida de una puerta Y453 se conecian respectivamente a una entrada
de una puerts 0454; une entrada de la puerta Y453 se conecta & la barra
de intercambios LIE, otra entrade se conecta a la barra de direcciones -
LAE de 1a que recibe unsa direccién AD1, y otre entrada se conecta a la 1{
nea de control LCE; finalmente una Wltima entrada se conecta a la linea -
de salida AME de la que recibe una sefial AME 15. La salida de la puerta
0454 se conecta a la entrada de le memoria de intercambios 446 de una ca-
pacidad de 16 palabras de 16 elementos binarios. El direccionado de la mg
moria de intercambios 446 se efectla por m circuito que comprende una =

puerta Y456, un registro contador 457, una puerta Y458, otra puerta Y459,

una puerta 0460, Una entrade a la puerta Y456 se conecta a la barra de in
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tercambios LIE yotra entrada se conecta a la barra de direccionado LAE -
por la gue recibe una direccion AD3; una entrada avance del registro con-
tador 457 se conecta por el cable 415 a la salida de la puerta 0414. Una
entrada a la puerta Y458 se conecta por un inversor 1ogico 461 a una en-
trade de la puerta Y459 y a la linea de salida AME que proporcionz la se-
fial AME 143 otrs entrada de la puerta Y459 se conecta a la linea de diee¢
cionado LAD procedente del médulp de direccionado directo e indirecto 270
de la figura 15. La salida de la memoria de intercambios 446 se conecia =~
por una parte a una puerta Y462 y por otra a una puerta Y463. Una entrada
de la puerta Y462 se conecta a la linea de salida AM% de la que recibe =
une sefial AME 16 y otra entrada se conecta a la barra de direcciones LAE
de la que recibe una direccion AD1; una tercera entrada se conecta a la
1i{nes de conirol LCE; le salidea de la puerta Y462 se conecta a la barra =
de intercambios LIE, Una entrada de la‘puerta Y463 se conecta a la linea
de salida AME de la que recibe una sefial AME 10; la salida de la puerta
Y463 se conecta & la entrada del registro 447 cuya salida se conecta a un
entrada de wna puerta Y464 que tiene otra entrada conectada a la linea de
salide AME de la que recibe una sefial AME 11; la salida de la puerts Y464
se conecta por el cable 465 a una entrada de la puerta Y450, lo que permi
te escribir en el registro de entrada 445 la informacidn seliente del re-
gistro de salida 447.

Como en el médulo de intercambios unidades de seleccidn de -
la figura 19 se encuentra un circufto que comprende tres puertas Y424, -
425, 426, una puerts 0427 cuya salida se conecta por la conexién salida
1S al segundo desviador 441; una entrada de la puerta Y424 se conecia a
la salids de la puerta Y464; las otras entradas de las puertas Y se conec

tan igual de la misma manera que en la figura 18.

Como se he indicado las unidades de control 4 y 5 dialogan en

tre si por mediacién de las lineas de intercambio ElM; este didlogo se —

efectdia en el tiempo, & instantes precisos de una trama. As{ pués, la uni

f‘
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dad de control 4 llama a la unidad de control 5 en el instante definido
por to 62 y la unidad de control 5 responde en él instente to 63. La uni-
dad de control 5 llama & la unidad de comirol 4 en el instante t16 02 y
la unided de control 4 responde en t16 €3. Las informaciones son intercam|
biadas en la trama que sigue a la llamada de to a 81 a 131 62, Habiendo
emitido la unidad de control unas llamada y recibido una respuests, se po-
siciona en emisidm, lo que significa que el médulo de intercambio entre -
las dos unidades de control 29 emiten desde el momento mismo que hay desar
rollo del microprograma contenido en le memoria microprograma 388 del mo-
dulo. Asfmismo el médulo de la mnidad de control una vez gque ha recibido
y tomado en cuenta una llsmada se pone en posicién de recepcion y su me-
moria microprograma 388 proporciona el microprograma de recépciéna En la
emisidn, el contenido de la memoria.446 es emitido sobre la conexidn sa=-
lida IS y después sobre la conexién de intercambios ELM2; en la recepcion
las informaciones llegan por la conexidn de intercambios ELM1 y se envian
a la memoria de intercambios 446 por la conexidn entrada LE a través del
registro de entrada 445.

Los intercembios con el drganc de control 7 por las lineas de
control LC se realizan de la misma manera, pero los instantes de llamada
y de respuesta son diferentes.

La figdra 2] representa el modulo de intercambio red de cone-
xién 30 de la figura 4. Este médulo asegura la transmisién de los intercam
bios entre la red de conexién 1 (figura 1) y la parte intercambiadora 9 —
de una unidad de controls El médulo'de intercambios red de conexidn com~
preﬁde un registro 470 de una capacidad de 32 elementos binarios; el regiﬁ
tro estd dividido en cuatro sectores; la escritura en cada sector se rea-
liza por mediacion de una puerta Y471, 472, 478, 474 7 la lectura de cada
gector se realiza por mediacidn de una puerta Y475, 476, 477, 478.

Las puertas Y471, 472, 478, 474 tiemen todas ellas una entra-

da conectada a la barra de intercambios LIE, una entrada conectada a 1a

»
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barra de direcciones LAE y que recibe asi una direccidn AD1, otra entrada
conectada a la linea de control LCE y que recibe as{ el elemeﬁto binario
27, y otra entrada conectada a la 1inea de direccionado LAD gque proporcio
na a cada puerte Y una éeﬁal que corresponde al sector del registro coneg
tado & la sal;da de la puerta ¥ correspondiente.

As{mismo, las puertas Y475, 476, 477, 478 tienen cada una una
entrada conectada a un sector determinado del registro 470; tienen todas
ellas una entrada conectade a la 1{nea de control LCE y que recibe as{ el
elemento binario 21, una entrada conectada & la barra de direcciones LAE
y que recibe asi nia.direccion AD1, una entrada conmectada a la 1inea de -

direccionado LAD que proporciona a cada puerta Y una sefial correspondient

w

al sector al que se conecta. La salida de cada puerta Y475, 476, 477, 478
se conecta a la barra de intercambios LIE. El regisiro 470 tiene una en=-
trada serie conectada a la salide de una puerta Y479 que tiene una entra-
da conectada & la linea de drden OLX 2; la salida series del registro 470

se conecta a ura entrada de una puerta Y480 cuya salida se conecta a la

linea de érden OLX 1; Las dos lineas de érdenes OLX 1 y OLX 2 comstituyen
la 1fnea de 4rden OLX de la figura 1; la linea de orden OLX 1 properciona
informaciones & la red de conexién 1 y la linea de orden OLX 2 lleva hacia
el médulo de intercambio red de conexidn las informeciones emitidas por la

red de conexion. Un dispositivo de posicionamiento 482, que controla la

emisién & 1ls recepcidn del registro 470, tiene una salida emisidn conecta
da por el cable 483 & una entrada de la puerta Y480, y una salida recep-
cidén conectada por el cable 484 a une entrada de la puerts Y4789; el dispo
sitivo de posicionamiento 482 tiéne una entrada conectada a la barra de =
direcciones LAE y otra entrada conectada a la base de tiempos 6 de la que
recibe las sefiales ti y 9j.
Un registro final de intercambios 487 tiene su salida conec—

tada a la entrada de una puerta Y490 y su entrada estd conectada & la 1{-

nea de érden OIX 2; un registro de imparidad 488 tiene su salida conecte-
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da a.la entrada de una puerta Y491,y su entrada estd conectada a la 1i-
nea de érden OLX 2; un registro no bién recibido 489 tiene su salida co-
nectada a la entrada de una puerta Y492, y su entrada estf conectada a la
linea de érden OIX 2, Otra entrads de cada una de las puertas Y490, 491,
492, se conecta a la barra de direcciones LAE de la gue recibe una direc-
cién AD2; la salida de cada una de las puertas Y490, 481, 492 se conecta
a la barra de ensayo de inéormnciones LTI. La salida de cada uno de los -
registros 487, 488, 489 se conecta respectivamente a una entrada de una -
pucrta 0493 cuya salida se conectn, por conexién 376, a una entrada de la

puerta 0373 de la figura 18.

El registro 470 es por tanto accesible en paralelo tanto en
entrada como en salida por la barra de intercambios LIE; cada sector cor=
responde & una funcion perfectamente determinada en lo que concierne a =
los intercambios con la red de comexidm.

Un sector SCO de 4 eb accesible por las puertas Y471, 4735,
estd reservado al tipo de funcidn.

Un sector SCL de 12 eb accesible por las puertas Y472, 476
estd reservado para el peticionario al ntmero de unidad de seleccién, al
némero de via temporal y & los nimeros de los multiplexr entrante y salien
te que conectan la unidad de seleccidn a la red de conexiin;

Un sector SC2 de 12 eb gccesible por las puertas Y473, 477
estd reservado, para el demandade, al nimero de unidad de seleccidn, al =
nimero de via temporal y a los himeros de los multiplex entrante y salien
te que conectan la unidad de seleccién a la red de conexidm.

Un sector SC3 de 4 eb accesible por las puertas Y474, 478,
estd reservado a las faltas de conexidn tras respuesta de la red de come-
xidn.

La emigién de un mensaje hacia la red de conexién comprende

en primer lugar la carga en paralelo del registro 470, siendo llevadas =

las informaciones que componer-el mensaje por la barra de intercembios —
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LIE y despuds la puerts Y480 es controlada en la emisidn por el dispositil
vo de posicionamiento 482, siendo controlada la emision en el tiempo de—
finido por t15 85; el contenido del registro 470 es transmitido en serie !
sobre la linea de &rden OLX 1; la emisién tieme lugar he t15 €5 a t22 62,
siendo emitido un elemento binario del registro 470 a cada tiempo 61 62
eeee B5. Una béscula de imparidad permite controler la imparidad del men
saje emitido sobre la 1{nea de drden OLX 1; si la imparidad es mala,hay
emisidn de un elemento binario supkementario al finel del mensajé para res
tablecer la buena paridad. Le red de conexion controla igualmente la bue-
ne pridad del mensaje a la llegada; si esta paridad es correcta, la red
de conexidn reenvie por la linea de orden 61X 2 un elemento binario de -
buene recepcidn que biene a posicionar en "0" el registro mno bién recibi=
do 4885 si la p;ridad no es correcta el registro no bién recibido es posi
cionado er uno y esta indicacion es enviada sobre la barra de ensayo de =
jnformaciones LTI a través de la puerta Y492; el blogue operador represen
tado en la figurs 16, Homa esta indicacidn en consideraciﬁn, indicacién =~ f
que significa que el mensaje ha sido mal recibido por la red de conexidn,
y que es preciso por tanto reenviarlo. Fl funcionamiento en recepcibn de
un mensaje que procede de la red de conexion es el siguiente: en una pri-
mere fase el modulo de intercambio red de conexidn es automaticamente po-
sicionado en recepcion desde el momento mismo Gel comienzo de la trams que
sigue & aguella en la que ha sido emitido un mensaje hacia la red de coqj
xidn; para ello el dispositive de posicionamiento 482 controla la puerts
Y479 desde el momento mismo del comienzo de la trama. Cuando el mensaje
llege, procedente de la red de conexidn, por la linea de drden OLX 2, es
ordenado en el registro 470 durante la duracién de recepcion, es decir -
del tiempo t15 65 al tiempo t22 62. Un control de imparidad es efectiado
a la recepcidén del mensaje; si la imparidad es correcta el registro final
de intercambio 487 proporciona sl fimal de la recepcién una sefial de fi-

nal de intercambio de valor "1" y el registro de imparidad 488 proporcioc-
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na ung sefial de valor "0"; si lg imperidad es mala el regisiro final de ié
tercambio 487 proporciona una sefial de valor "0" y el registro de impari-
dad 488 proporcions una seflal de valor "1" y estas sefiales son transmiti-
das al blogue operador, a través de la barra de ensayo de informmciones =
LTI, que controlard la renovacién de la operacidn de intercambio, es decir
la emisién del mensaje hacia la red de conexidn. Cuando la recepcién del
mensaje que procede de la red de conexidn es correcta, el contenido del
registro 470 es, en una segunda fase, transferido sobre la barra de inter+
cambios LIE y las informaciones son ordenadas en el médulo memoria central
271 de la figura 15.

La figura 22 representa el moéduloe traductor 32 de la figura 4
Este médulo asegura el almacenamiento de las informaciones necesariss para
la parte multirregistradora para el establecimiento y la ruptura de los di
ferentes tipos de comunicaciones llevadas por el canmal telefénico. A este
efecto, el médulo estd esencialmente compuesto de memoria de traduccicn
donde son registrados los datos, es decir las informaciones que se refie-
ren & la red telefénica y a los abonados de la central. Para un abonado,
estos datos son: su direccidn de acoplamiento, es decir el ntmero de la -
anidad de seleccidn sl que se acopla y el nimero de equipo en esta unidad
de seleccidn, y las diferentes descriminaciones que pueaen concernirle, -
tales:como: transferide, no eguipado, etc. Asimismo para un multiplex, esg
tos datos son: elrnﬁmero de la unidad de seleccidn y el nimero del equipo,
en la unidad de seleccidn, al que se conecta el multiplex. Alrededor de
las memorias de traduccidn se encuentra una 16gica de acceso gue permite
acceder & las informaciones ordenadas en las memorias de traduccién, sien
do a su vez accesible la légica de acceso por el dispesitivo logico de -
control representado en la figura 14. Las memorias de traduccion deben ser
accesibles en lectura a fin de que las informaciones que alli estén obde-

nadas puedan utilizarse por la parte multirregistradora; las memorias de

traduccién deben igualmente ser accesibles en escritura & fin de modificap
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ias informaciones que all{ estdn ordenadas. En efecto, estas informacio-
nes dependen Ge la implatacidn geogréfice de la central telefonica y de
las condiciones de explétacién de la central; estas informaciones deben
poder ser modificadas, a partir del centro de tratamiento de las informa-

ciones CTI &l que la central telefénica se conecta por mediacidn del or-

gano de control 7 de la figura 1, de modo a permitir cambios en la conduc_

cién de las conversaciones ¢ de las alteraciones €emporales de las descri
minaciones. El centro de tratamiento de las informaciones que posee una
réplica exacta de las memorins de traduccién esta igualmente encargado d#
lg carga y de la vigilantia de las memorias de traduccidn.

El médulo traductor representado esquematicamente en la figu=
ra 22 esta constituido por las memorias de traducciénVMTi a8 MIn conecta=
das cada una a la barra de intercambios LIE, a la linea de control LCE y
a la barra de direcciones LAE, a un circuito de sincronizacién 498 y & wn
circuito de seleccién de direccionado SAD, circuftos que estan igualmente
conectadas a la barra de intercambios LIE, a la linea de control LCE y a
la barra de direccionado LAE, Una conexidn de seleccidon de zonas memoriag
499 conecta el circufto de sincronizacidn 498 a cada una de las memorias
de traduccion; una conexidn de sincronizacidn 500 conecta el circuito de
sincronizacion a cada una de las memorias de traduccion. Una conexion de
seleccion de memoria 501, de n cables conecta el circuito de seleccion dg
direccionado SAD a las memorias de traduccidon, conectando cada uno de log

. s ? . . .
cables 1 a n el circuito de seleccion de direccionado a.una memoria de -

4

traduceidn, respectivamente MT1 a MTn. Una conexion 520 coneeta el circud

to de sincronizacidn 498 al circuito de seleccidon de direccionado SAD. E
circufto de seleccidn de direccionado SAD se conecta igualmente a las m
morias de traduccidn MT1 a MTn por una conexién de direccionado goografi
ca SAG y por una conexion de direccionado funcional SAF, 1
La figura 23 represeﬁta una memoria de traduccidn y el circu

to de sincronizacién 498 de la figura 22, y la figura 24 representa el =
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circufto de direccionado SAD de la figura 22.

En la figure 23, una memoria de traduccidn comprende una memo

1\

ria tampén de informaciones MTI y una memoria de circulacién de informaci,
nes MCI; la salida de la memoria tampon de informaciones MTI se conecta a
une entrada de una puerta Y502 cuya salida se conecta a la entrada de la
memoria de circulacidn de informaciones MCI; la salida de la memoria de -
circulacion de informaciones MCI se conecta a una entrads de una puerta —
Y503 cuya salida se conecta a una entrada de una puerta Y504; la salida
de la puerta Y504 se conecta a ﬁna entrada de una puerta 0506 cuya salida
se conecta & la entrada de la memoria tampon de informaciones MTI. la -

puerta Y505 tiene una entrada conectada & la barra de intercambios LIE y

13t

otra entrada conectada a la barra de direcciones LAE, y otra entrada cone,
tada a la linea de control LCE; 1la salida de la puerta Y505 se conecta &
otra entrada de la puerts 0506. Una puerta Y507 tiene una entrada conects

da a la barra de intercambios LIE, utra entrada conectada a la barra de -

direcciones LAE y otra entrada conectada a la linea de control LCE; la sa
lida de la puerta Y507 se conecta a un contador 508 igualmente conectado
a la barra de direcciones LAE y a la 1inea de control LCE; el contador -
508 recibe igualmente la sefial de relojw ; la salida del contador 508 se
conecta & un circuito de direcciorado de la memoria tampén de informacio=|
nes MTI, La salida de la mqmoria tampén de informaciones MII se conecta a
una entrada de una puerta Y509 gue tiene otra entrada éonectada a la lineh
de control LCE y otra entrada conectada a la barra de direcciones LAE; —
lg salida de la puerta ¥509 se conecta a la barra de intercambios LIE. La
salida de la memoria tampén de informaciones MTI se conecta igualmente a
una entrada de un blogue comparadoer 510 constituido de 4 comparadores; —

el blogue comparador se conmecta a la salida de una puerta Y511 que tiene

une entrads conectada a la barra de infercambios LIE y otra entrada conec

tada a la barra de direcciones LAE; el blogue comparador 510 recibe de 1la

puerta Y511 una seiial de ocultamiento de modo que una comparacion se efeg
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tde en uno, dos, tres o cuatro comparadores segim la sefial de ocultamien—i
to recibida. Ctra entrada del blogue comparader se conecta a la salida deIl
la memoria de circulacion de informaciones }CI. La salida del blogue com=
perador se conecta a una entrada de una puerta Y512 otra de cuyas entra-
das se conecta, por la conexidn de direccionado SAF, al circuito de selec
cidn de direccionado SAD; la salida de le puerts Y512 se conecta a una ent
trada de una puerta 0513 cuya otra entrada se conecta, por la conexién de
direccionado geografico SAG, al circuito de seleccidn de direccionado SAD
La salida de la puertas 0513 se conecta a una entrada de una puertes Y514 -
cuya otra entrada se conecta, por un cable de la conexion de memoria 501,
al circufto de seleccidn de direccionado SAD. La salida de la puerta Y514
se conecta'a una entrada de la puerta Y504, a una entrada de la pueris -
Y502 v a una entrada de la puerta Y503; la sefial proporcionada por la puer
ta Y514 es denominada sefial de coincidencia. La puerta Y518 tiene una en-
trada conectada al circuito de sincronizacién 498 por la conexidn de sin-
cronizacidén 500 y otra entrada conectada por cableado a 2.047, siendo es-
te ntmero la direccidén de la Gltima palabra de la memoria de circulacion
de informaciones MCI; la salida de la puerta Y518 se conecta & la entrada
de un contador de direcciones 519 cuys salida se conecta al circuito de
direccionado de la memoria de circulacidn de -informaciones MCI, recibiendp
el contador de informaciones 519 una sefial de relej w /4. El circuito de
sincronizacidn 498, que es comin & todas las memorias de traduccidn, com—
prende wna puerta Y515 de tres entradas conectadas respectivamente & la -
barra de intercembios LIE, a la barra de direcciones IAE y a la 1inea de
control LCE; la salida de la puerta Y515 se conecta a la entrada de un -
contador 518 que tiene una salida conectada a una entrada de un compara=
dor 517 y una salida conectads, por la seleccion de conexidn de zonas me—

moria 499, a la memoria de circulacidén de informaciones MCI, siendo igualf

mente utilizada la conexién de seleccidn de zonas memorias 499 para conec

o . . 2 . .
tar el contador 516 a todas las memorias de circulacion de informaciones

i
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MCI de las memorias de traduccidn MT1 a MTn. La conexién 520 comecta igual

mente el contador 516 al circuito de seleccidn de direccionado SAD. Otra

B

entrada del compsrador 517, se conecta, por cableado, a 2.047. La conexid
de sincronizecidn 500 conecta a la salida del comparador 517 a todas las
puertas Y518 de las memorias de traduccién MT1 a MTn. <La memoria tampon
de informaciones MT1 tiene una caéacidad de 16 palabras de 16 elementos

binarios y la memoria de circulacion de informaciones XMCI tiene una capa-
cidad de 2.048 palabras de 16 elementos binarios, estando numeradas las -

palabras de 0 a 2.047, y estd dividida en cuatro zonas memoris de 512 pa—

labras; cada memoria de girculacidn de informaciones MCI estd especializa
da para uno ¢ varios tipos de traducciones dadas. La sefial proporcionada
por el contador 516, y transmitda por la conexion de seleccion de zonas
memoria 499, permite seleccionar, en las memorias de circulacién de infor]
maciones MCI, una zona memoria, siendo la sefial un pﬁmero de la zona me-
moria. La conexion de sincronizacion 500 permite enviar a todas las memo-
rias de circulacién de informaciones MCI una sefial de sincronizacidn para
sincronizar sus contadores de direccionado 519,
La figura 24 representa el circuito de seleccidon de direccio~
nado SAD comén a todas las memorias de traduccién. Una puerta Y530, con
tres entradas conectadas respectivamente a la barra de interéambios LIE,
a la barra de direccionado LAE y a la iinea de control LCE, tiene zn sali
da conectada a la entrada de un registro ptmero de palabra BNM cuya sali=
da se conecta a una entrada de un comparador 531; otra entrada del compa-
rador 531 se conecta, por la conexion 520 a la salida del contador 516 -
(figura 23), y la salida del comparador se conects & una entrada de una
puerta ?533 cuya otra entrada se conecia & la barra de direccionado LAE;
la salida de la puerta Y533 se conecta a una entrada de una puerta 0535.
Una puerta Y534, con tres entradas conectadas respectivamente a la barra

de intercambios LIE, a la barra de direcciones LAE y la linea de control

LCE, tiene su salida conectada a la entrada de un registro de direccionado
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geogréfico RAG cuya salida se conecta a una entrada de un comparader 539.|
3

R i

Una pueria Y532, con tres entradas conectadas respectivamente a la barra |
de intercambios LIE, a la barre de direcciones LAE y & la 1{nea de controL

LCE, tiene su salida conectada a la entrada de mn regisiro de direccionado

funcional RAP cuys salida se conecta, por una parte, a una entrada de uma

-3

puerta Y537 y, por otra a una entrada de un comparador 538. La puerta Y53
tiene dos entradas conectadas respectivamente a la barre de direcciones

LAE y a la linea de control LCE; la salida de la puerta Y537 se conecta a
ls entrads de una memoria de seleccidon de direccionade MES cuya salida se

conecta a otra entrada del comperader 538. Un contador de direccionado —

536 tiene su salida conectada al circuito de direccionado de la memoria dF

T

seleccién de direccionado MES y a una entrada del comparador 539; el cont)
dor de direccionado réecibe la sefial de reloj h2. La salida del comparador
538 se comecta por la conexidén de direccionado funcional SAF a una entra-
da de una puerta 0540; la salida del comparador 539 se conecta por la co-

nexién de direccionado geogrdfico SAG a otra entrada de la puerta 0540 -

cuys salida se conecta a una entrada de un contador de memorias de traduc
cién 541 que recibe la sefial de reloj w 38 y cuya salida se conecta, por -
le conexidn de seleccién de memoria 501, a la puerta Y514 (figura 23) de
cada memoria de traduccién. La capacidad de la memoria de seleccidn de di
reccionado ss de 256 palabras de 16 elementos binaries.

El registro nimero de palabra FNM es cargado por la barra de
intercambios LIE y el nimero de palabra gque proporciona es comparado, en
el comparador 531, al nimere proporcionado por el contador 516- (figura 23)
si la comparacién es buena, el comparador 531 proporciona una sefial de -
validacién de seleccién de palabra al registro de direccionado geograficd
RAG, a través de la puerta Y533 y la puerta 0535.

Una memoria de traduccidn, representada em la figura 23, es
accesible ya sea en direccionado directo'B bién en direccionade indirectao

En direccionado directo, la primera palabra a reconocer es cargada en el
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registro nimero de palabra RNM; la sefial de seleccion de palabra propor—
cionada por el comparador 531 permite la carga del registro de direccio—
nado geogrdfico RAG cuya salida es comparada, en el comparador 539, a la
direccion proporcionada por el contador de direccionado 536. Si la compg
racién es buena, el comparadbr 539 proporcioma una seflal de seleccion geo
grifica que permite, & través de la puerte 0540, la salida de la sefial -
del contador de memoria de traduccion 541 que dirige una memoria de tra-
duccidn. La sefial de seleccidn geoprifica proporcionada sobre la conexién
de direccionado geografico SAG a la puerta 0513, figure 23, y asociada a
la sefial proporcionada por el contador de memoria de traduccion 541, pro-
porciona una sefial de coincidencia, & la salida de la puerta Y514 (figﬁ-
ra 23),de 1a memoria de traduccidn direccionada por la sefial saliente del
contador de memoria de traduccidn; la sefial de coincidencia permite, en
la memoria de traduccion, la transferencia del contenido de la memoria —

de circulacién de informaciones MCI en le memoria tampén de informaciones

LIE., En direccionado indirecto, todavis denominado direccionado por el -
contenido, cada memoria de circulacion de informaciones MCI del modulo de
traduccidn estd especializada para ser seleccionsda por un direccionado
funcional. A este efecto, el registro de direcciomio funcional RAF esta
cargado, por la barra de intercambios LIE, por una sefial que determina
el tipo de funcidn buscada. La sefinl saliente del registro de direcciona-
do funcional RAF es comparada, en el comparador 538, eon el contenido de
cada palabra de la memoria de seleccion de direccionado MES; cuando hay

concordancia entre la sefial saliente del registro de direccionado funcio-
nal RAF y el contenido de una palabra de la memoria de seleccion de direg
cionado MES, el comparader 538 proporciona una sefial sobre la conexidn de
direccionado funcional SAF, sefial que es aplicada en todas las memorias -

de traduccién MT1 a MTn. Después, se inscribe, en las memorias tampon de

informaciones MTI, a partir de la barra de intercambics LIE,'la 6 las pa-
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labres gue se desea seleccionar y se efectila una comparacion, en cada me—
moria de traduccion, entre el contenido de cads palabre de la memoria tég-
pén de informaciones y cada palsbra de la memoria de circulacidn de infor,
maciones MCI que es direccionada por su contador de direcciomes 519, (fige
ra 23); la coumparacidén es efectdada por el blogue domparador 510 sobre 1,
2, 83 6 4 sectores de la palabra, siendo dado el nimero de sectores por la
sefial proporcionada por la puerta ¥511., Cuando la comparacidn es positiva
el bloque comparader 510 proporciona uma sefinl que es transmitida, s tra-
vés de la puerte Y512 y la puerta 0513 a la puerts Y514; solo la puerta
Y514 de la memoria de traduccion que es direccionada por el contador de me
morias de traduccidn 541 (figura 24) properciona uns seﬁai de coincidencia
gue permite la transferencia, en la memoria tampén de informaciones, de
las palabras seleccionadas en la memoria de circulacion de informaciones.

Los dos tipos de direccionado, directo e indirecto, permiten
operaciones de lectura, 6 de escritura, en una memoria de circulacion de
informaciones, por grupes de 1 a 16 palabras.

la figura 25 representa el mdédulo memoria auxilar 34 del in-
tercambiador. Este médulo permite,en caso de fallo del centro de trata—
miento de las informaciones CTI, una memorizacion de las tasas relativas
a los abonados de la central. El médulo memoria auxiliar comprende un -
bloque memoria constituido por tres memorias 550, 551, 552, y una interca
ra auxilio de tasacién IST de una capacidad de una palabra de 16 elementos
binarios. Las memorias 550, 551, 552 son del mismo tipo gue la memoria 35
(figura 6a) y tienen cada una una cepacidad de 4.096 palabras de 17 ele-
mentos binarios, de las que un elemento binaric es de imparidad. Lg inter
cara-auxilis.'de tasacion IST asegura la intercara entre el bloque memoria
v la barra de intercambios LIE. Una puerta ¥553 tiene tres entradas coned

tadas respectivamente a la barra de intercambios LIE, a la barra de diregd

Q

ciones LAE y la linea de control LCEj la salida de la puerta Y553 se cone

ta a una entrada de cada una de las cuatro puertas Y554, 555, 556, 557.—
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cuyas salidas estan conectadas respectivamente ; una entrada sector de -

las memorias 550, B51, 5523 otra entrada de c;da una de las puertas Y554;
555, 556, 557 se conecta a la salida de un registro de direccionado sector
RAS que proporciona una sefial a una ¢ varias de las puertas Y554 a 557, —
permitiendo asi{ la escritura de las memorias de 1, 2 03 04 sectores de

la pelabra conducida por la barra de intercambios LIE. El registro de di-
recciones sector RAS tiene su entrada conectada a la salida de una puerta

Y558 que tiene una entrada conectada & la barra de intercambios LIE y -

LL24

otra entrada conectada a la barra de direcciones LAE. Un registro de dire
cionado memoria RAC, utilizado para direccionar las memorias tanto en la
escritura como en la lectura, tiene su salida conectada al circuito de di
reccionado 559 de las memorias 550, 551, 552, y su entrada conectada a la
salida de una puerta Y560 que tieme una entrada conectada a la barra de ~
intercambios LIE y otra entrada conectada a la barra de direcciones LAE,
Las memorias 550, 551, 552 tienen iguslmente una entrada "imparidad" que
corresponde a un elemento binario de cada palabra; esta entrada "imparidag"
se conecta & la salida de un generador de imparidad 561 cuya entrada se -
conecta & la salida de la puerta Y553, El generador de imparidad permite,
durante la escritura de una palabra en memoria, escribir, si ha lugar, un
elemento binario de imparidad en el elemento ainario 17 de la palabra.
Las memorias 550, 551, 552 tienen una salida "palabra” para
16 eb, y una salida "imparidad" para el elemento binario de imparidad. La
salida "palabra" es conectada s una entrada de una puerisa Y562 que tiene
dos entradas conectadas respectivamente a la line; de control LCE y a la

barre de direcciones LAE; la salida de la puerta Y562 se conecta a la en-

trads de la intercara auxilio de tasacidn IST, y a un controlador de imp
ridad 563 que estd igualmente conectada a la salida "imparidad” de las me
morias 550, 551, B52; la salida del controladar de imparidad se conecta

una entrada de una puerta Y564 cuya otra entrada esta conectada a la bar

ra de direcciones LAE; la salida de la puerta Y564 se conecta a la barra
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de enseyo de informaciones LTI del intercambiador. En caso de mala impari
dad en la lectura de una pelabras de las memorias 550 e 552, hay posiciona
miento en "1" de una bdscula de falta en el controlador de imparidad, y la
bascula puede ser leids enviando una direccién a la entrada de la puerta
Y564 acoplada & la barra de direcciones LAE. A la salida de la intercars
aurilio detasacidén IST, cada sector de 4 eb de una palabra se conecta a
una entrada deuna puerta Y565, 566, 567, 568, cuya otra entrada estd coneb
teda & la salida del registro de direccionado sector RAS que permite la
lectura de 1, 2, 3 6 4 sectores. La salida de cada una de las puertas -
Y585, 566, 567, 568 se conecta a la barra de intercambios LIE.

Durante la descripcién que precede, se ha indicado que algunog
organos se conectaban a un pupitre. Este pupitre es un organo independien
te de las unidades de control 4 y 5, objeto de la invencidn, y en modo al
guno indispensable para el funcionamiento de las unidades de control. Es-
te pupitre se utiliza para el mantenimiento y la visualizacidn. Permite -
controler el funcionamiento de un mddulo dado y se utiliza esencialmente
para la puesta a punto durante la jinstalacidén de la central, el arreglo dp
averias ¢ el mantenimiento. Estas operaciones son facilitadas por la vi-
sualizacién de un cierto nimero de informaciones y la posibilidad de in-
tervenir manuslmente en el funcionamiento de un mddulo. Todas las funcio—

nes realizadas por el pupitre, directsmente acoplado a los modulos pueden

L=

ser efectiiadas a distancia merced a mn telepupitre gobernado por el centr
de tratamiento de las informaciones por mediacidn del drgano de control -
Te

Descrita suficientemente la naturaleza del invento, asi como
1a manera de realizarlo en la préctica, debe hacerse constar que las dis-
posiciones anteriormente indicadas son suscpptibles de modificaciones de

detalle en cuanto no alteren su principio fundamental.
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REIVINTCICACINES

1.~ Perfeccionamientos en centrales de telecommicacién tempo
ral,que comprenden une red de conexiones, unidades de seleccidn, una base

de tiempos, un organo de control conectado a un centro de traotemiento de

123

informaciones, caracterizados porque comprenden al menos wna unidad de cof
trol constituida por una parte multirregistradora y por una parte inter-—

cambigdora conectada por una barra de intercambios a la parte multirregis
tradora que asegure el establecimiento y la ruptura de las comunicaciones
asegurando la parte intercambiadora las conexiones entre la parte mul tir-
registradora y la red de conexiones y las unidades de seleccidn, conectdn|
dose la unidad de control a la red de conexiones por lineas de conexion y
1ineas de érdenes, a las unidades de seleccién por lineas de ensayo y por

1{neas de marcado y al érgano de control por lineas de control, substitu-

yendo la unidad de control & los organos especializados habitualmente uti

lizados en {a central temporal.

2.,- Perfeccionamientos segin la reivindicacion 1, caracteriza
dos porque comprenden dos unidades de control, siendo una principal ¥ la
otra esclava, conectdndose las unidades de control entre si por limeas de
intercambios.

8.~ Perfeccionamientos segin una de las reivindicaciones 1 0
2, caracterizados porque la parte multirregistradora :comprende una memorig
macroprograma, y dos conjuntos multirregistradores, conectandose la memo-
ris macroprograma a los dos conjuntos multirregistradores a su vez conec
tados por una barra de intercambios a la parte iﬁtercambiadora, contenien
do la memoria macroprograma, macroinstrucciones de 48 elementos binarios
cada una y de los que los 8 primeros elementos binerios constituyen una

+ N «
érden que define una macroinstruccione

4.~ Perfeccionamientos segin la reivindicacién 3, caracterizg

dog porque cada conjunto multirregistrador comprende un conjunto légico —

de control, un blogque memoria de registradores conectados & un blogue me=
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moria tampén, wn médulo receptores de seﬁalizacién, un médulo emisores dg
sefializacién, un modulo reloj y un médﬁlo entrada/salida, conectdndose -
el conjunto légico de comtrol, el bloque memoria tampdn, médulos recepto-
res de seBalizacion, mddulo emisores de sefializacidn, mddulo entradafsali
da, a una barra de informaciones multirregistradora, conectindose el modu
lo entrada/salida a la barra de intercambios, conectdndose el conjunto -
1égico de control a la memoria macroprograma, conectandose el mddulo re-
ceptores de sefializacidn, a las unidades de selecciaﬁ por las lineas de
ensayo, conecténdose el médule emisores de sefializacién a la red de cone-
ziones por las lineas de conexidn, conectédndose el médulo de reloj a la
base de tiempos y distribuyendo sefiales de reloj en el conjunto multirre-
gistrador.

5.~ Perfeccionamientos segin una de las reivindicaciones 1 6
2, caracterizados porque la parte intercambiadora comprende wn dispositi-
vo logico de control, un mbédule de intercambio entre dos unidades de con-
trol, un mddulo de intercambio red de conexiones, un modulo de intercame-
bio unidades dé seleccién, un médulo traductor, un médulo mesa, un médulg
memoria suxiliar, conecténdose el dispositivo ldgico de control y los mé
dulos, & una barra de intercambios que conecta la parte intercambiadora 4
la parte multirregistradora, conecténdose el médulo de intercambio entre
las dos unidades de control al érgano de control por las 1ineas de con-
trol, conectdndose el modulo de intercambio red de conexiones A la red de
conexiones por las lineas dé érden, y conectindose el modulo de intercam-
bio unidedes de seleccién a las unidades de seleccidén.por las lineas de
mercadoe .

6.~ Perfeccionamientos segun las reivindicaciones 2 y 5, ca-
racterizados porque los médulos de intercambio entre las dos unidades de

control de las dos unidades de control, se conectan entre si por las 1i-

neas de intercambios,

Iy : s . s ! .
7.~ Perfeccionamientos segin la reivindicacién 4, caracterizg

r””””—”—‘
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dos porgue el conjunto légico de control comprende un blogue de acceso ¢o
nectado a la memoria macroprograma, una l6gica de control y una blogue me
moria de instrucciones, conectandose el blogue de acceso, la logica de ¢
trol y blogue memoria de instrucciones, a la barra de informaciones mult:t
registradora.
8.~ Perfeccionamientos segfn la reivindicacion é, caracterizg
dos porque el blogue de acceso Se conmecta & la barra de informaciones mul
tirregistradora,a la légica de control por una barra puntos memoria y por
unalinea de control a un circuito de direccionado de la memoria macropro-
grama, y porque el blogue de acceso recibe una érden de la légica de con—
trol.
9.~ Perfeccionamientos segin la reivindicacidn 7, caracterizal
dos porque la logica de control comprende un médulo de direccionado y un

médulo blogue operador, conectdndose el moédulo de direccionado a la memo—

ria macroprograma de la que recibe, en una memoria de transcodificado, lo

elementos binarios 1 a 8 que definen las drdenes de'las macroinstruccione[,
a un circufto de direccionado de uma memoria de instrucciones del bloque
memoria de instrucciones, al médulo blogue operador, y & la barra de infor
maciones multirregistradora, conectendose el blogue operador a la barra =
de informaciones multirregistradora y a la memoria de instrucciones que
contienen instrucciones de 48 elementos binarios, siendo las instrucciones
de cinco tipos diferentes, gue corresponden a cinco érdenes, dando los -

. *q : . : 4 <
tres primeros elementos binarios de una instruccion, una orden, teniendo

el blogue operador un circuito de intercara que recibe los elementos bing
rios de las instrucciones ¥ que proporciona sobre una barra puntos memorJas
los elementos binarios 4 a 18 de las instrucciones, comprendiendo el blo

que operador un circuito decodificado conectado al circuito de intercara

del que recibe los tres primeros elementos binarios, y que proporciona en

cinco salidas una érden diferente, ‘teniendo el bloque operador un decodi~

ficador de direcciones conectado al circuito de intercara y que proporcig
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nae en una linea de control, direcciones dadas por lag instrucciones.

10.~ Perfeccionagientos segén la reivindicacidn 4, caracteri-
zados porque el bloque memoria de registrador memoriza las informaciones
necesarias para el establecimiento y para le ruptura de las comunicacio—
nes y comprende una intercara de entrada, una memoria con un circuito de
direccionado, una intercara de salida, porque el blogue memoria tampon -
comprende dos memorias tampén que aseguran cada una el tratamiento de las
informaciones de las palabras de la memoria, conectandose las memorias -
tampon a la entrada, a le intercara de salida,rcomprendiendo el blogue me
moria tampdén igualmente un circuito de lectura, un circufto de direccio-
nado temporal, un circufto de direccionado espacial conectado & un circui
to de direccionado memorias, conectindose las memorias tampén al circuito
de lectura y a la barra de informaciones multirregistradora, teniendo el
circuito de lectura una salida conectada a wne entrada de la intercara de
entrada, conectdndose el circuito de dirececionado temporal al conjunto 15
gico de control a una barras puntos memoria'y por una linea de control y .
recibiendo del conjunto ldgico de control una drden, conectandose igual-
mente el circuito de direccionado temporal a la barra de informaciones -
multirregistradora, al circufto de direccionado memorias, al circuito de
direccionado y a la intercara de salida, conectandose el circufto de di-
reccionado espacial al circufto de lectura, a la légica de contro}, por -
la barra puntos memoria y por la linea de control y recibiendo drdenes dell
conjunto légico de control, conmectdndose el circuito de direccionado memo
ria a las memorias tampén.

11.~ Perfeccionamientos segin la reivindicacidn 4 caracterizs
dos porgue el médulo receptores de sefializacion recibe y memoriza las g
Halizaciones relativas a las lineas de abonados & a circuftos, siendo -
emitidas las sefializaciones por las unidades de selgccién sobre las liness
de ensayo, y porque confirma § no un cambio de estado de las lineas de -

. I ’ . ~ N
abonados 6 de los circuitos, conectandose el modulo recéptores de sefiali-
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zacidn al conjunto légico de control por una barra puntos memoria y una
1ipea de control, y a las 1ineas de ensayo por un multiplexador conectado
a la salida por mediacidn de un registro de estado de lineas de ensayo, -
un registro tampén, una légica de éalida, a memorias de estado anterior y
a memorias de estado confirmado, conectdndose las memorias a la salida a
le barra de informaciones multirregistradora, y porque el mbdulo emisores
de sefializacién asegura la preparacion y la emisioén de mensajes de con—
trol de tonslidaedes y de sefalizaciones hacia la red de conexiones, porgue
se conecta al conjunto légica de control por la barra puntos memoria y la
1{nea de control, y a la lines de conexidn por dos légicas de salida, y
porque comprende dos memorias conectadas a la entrada, & la barra de in-
formacioneé multirregistradora y a la linea de control, y a la salida, a
las légicas de salida por mediacion de dos registros.
12,~ Perfeccionamientos seglin la reivindicacidn 4, caracteri
zados porque el médulo entrada/salida asegura la inte;cara entre la parte
multirregistradora y la parte intercambiadora de una unidad de control, —
comprendiendo el médulo entrada/salida al menos un blogue entrada/salida
conectado al conjunto légico de control por una barras puntos memoria y re
cibiendo de la ldgica de control una érden de tramsferencia, conecténdoéj
el blogue entrada/salidh'a la parte intercambiadora por una barra de in-
tercambios, una barra de direccionado, y una linea de control y compren—
diendo una memoria conectada a la entrada y a la salida a la barra de in-—
formaciones multirregistradora y a la barra de intercambios.
13.~ Perfeccionamientos segin la reivindicacién 5, caracteri-

zados porque el dispositivo logico de control .comprende un médulo de di~

s . 7y : ’y 2 R
reccionado directo e indirecto, un médulo memoria -central, un module bloga

que operador, un médulo de trataemiento de las fases, un modulc de reagru-
pamiento de las informaciones, un médulo memoria de temporizacidn y 1ogi~
ca de llamadas prioritarias y un bloque memoria de instrucciones conecta-

. : s . g
do a una barra de informaciones intercambiadora, une linea de control y -

s




10

15

20

25

~115~

una barra de direccionado que proceden del blogue memoria de instruccioneL,
4 . s . ’y s
estando conectados los modulos de direccionado directo e indirecto, memo=

ria central, bloque operador, de tratamiento de las fases, de reagrupamie

1=

to de informaciones, memoria de temporizecion y logice de llamadas priori!
tarias, médulo de intercambio entre las dos unidades de control, modulo
de intercambio red de conexiones, modulo de intercambio unidades de seleg]
cidn, méduio traductor, mddulo mesa y médulo memoria auxiliar, a la linea
de control y a la barra de direcciornado, conectindose los mddules de in-
tercambio entre las dos porciones extremas de control, de intercambio red
de conexiones, de intercambio unidades de seleccion, traductor, mesa, y

. PR < . . rl .
memoria suxiliar, & una linea de direccicnado procedente del modulo de di

reccionado directo e indirecto, y a una barra de ensayo de informaciones
a la que estdn igualmente conectados los modulos blogue operador de rea-
grupemiento de las informaciones, memoria de temporizacidn y logica de -

llamadas prioritarias, teniendo el dispositivo 10gico de contrel que com-

prende igualmente una puerta Y, una entrada conectada & le barra de infor
maciones intercambiadora y una entrades conectads & la salid; de un inver—
sor, una puerta Y conectads a la salida a la barra de informaciones inter
cambiadora y que tiene una entrada conectada a la barra de intercambios
otra entrada conectada a la linea de control, conécténdose igualmente el
inversor a la entrada, a la linea de control.

14,~ Perfeccionamientos ségin la reivindicacion 13, caracte-
rizados porque el médulo de direccionade directo e indirecto, que direc-
ciona el modulo memoria central, recibe a la entrada, pera un direcciona-
do directo, sefiales de lailinea de control y una érden de escritura 4 de
lectura del bloque memoria de instrucciones, y recibe, pars un direcciong
do indirecto, sefiales de la barrs de informaciones intercambisdora de le
barra de direcciones y de la linea de control, y porque une salida del md
dulo de direccionade directo e indirecto se comecta al médulo memoria cen

tral y porgue otra salida constituye la linea de direccionadec que propor-

,/””//////’)’
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ciona direcciones constjtuidas por 6 elementos binarios, porgue el méculd
reroria central,que esegurs la misior de tempdr entre el moculo blogue -
cperador, los diferentes mbculos de interceahio y médulos periféricos, —
recibe informaciones de la barra de informaciones intercambiadora y pro-
porciona informaciones sobre la barra de informaciones intercambiadora ~
por mediacidn de un registro de salida parzlela, porque el mddulo blogue
operador permite enéayar informaciones, efectiar decalajes e informaciones,
efectlar operaciones légicas Yy aritméticas y conseguir diferentes saltos
de fase, y comprende un primer acumulador conectado a la entrada a la ban
ra de informeciones intercambisdora, a la linea de conmtrol y a la barra

de ensayo de las informaciones y conectado a la salida a una red de deca~
laje conectads a un circuito de cialculo, un segundo acumulador conectado
a la entrada a la barra de informaciones intercambiadora y a la linea de
control, y conectado a la salida del circuito de calculo que tiene una -
salida conectada a un tercer acumulador y & un comparedor igualmente co-
nectado a la entrada al segundo acumulador, conectandese el comparador a
un circuito de prioridad gue proporciona, por mediacidn de cuetro puertas
Y y de una puerta O,saltos de fase al médulo de tratemiento de las fases,
conectandose el tercer acumulador a la salida, a la barra de informacio-

nes intercambisdora.

15.- Perfeccionamientos segin la reivindicacion 13, caracte-
rizados porque el médulo de -tratamiento de las fases comprende wn circuf
to de cdlculo conectado a la entrada al mddulo bloque operador, un regis-
tro de preparacion de fases conectado a la entrada a la barra de informa-
ciones intercambiadora yra la barra de direcciones y a las salida del cir-
cufto de cdlculo, un registro de fases y un decodificador de fases, coneg
tdndose igualmente el registro de fases a la salida a una entrada del cir
cufto de cdlculo, conectdndose el decodificador de fases a la salida al
bloque memoria de instrucciones, porque el bléque memoria de instruccio-

nes comprende una memoria de instrucciones direccionada por el decodifi~
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cador de fases, un decodificador de 6rdeﬁes conectado & una salida de la
memoria de instrugciones ¥ que broporciona cuatro éipos de ordenes que -
definen cada una una instruccidn, un decodificador de direcciones conecta:
do & una salida de la memoris de instrucciones y conectado a la salida a
la harra @e direccioﬁes que procede por tanto del decodificador de direc—
ciones, constituyendo una salida de le memoria de instrucciones la linea
de control, porque el moédulo de reaprupamiento de las informaciones que
desvia sobre la barra de ensayo de las informaciones, una informaciones -
recibidas de la barra de informaciones intercambiadora sobre cuatro puer-

tas Y igualmente conectadas a la linea de control y a la barra de direc-

se conecta s la barra de ensayo de informaciones, y porque el modulo memo
ria de temporizacidén y logicas de llamadas prioritariaé comprende una me=
moria de temporizacién que memoriza los valores de temporizacidn a partir
de la barra-de informaciones intercambiadora, un primer registpo de llama
das prioritarias conectado a una salids de la memoria de temporizacidn, -
7 un segundo registro de llamadas prioritarias conectado a la entrada al
médulo de intercambios unidades de seleccidn, al médulo de intercambios
entre las dos unidades de control, y al médulo de intercambio red de cone
xiodnes, conectandose los primer y segundo registfos de llamadas priorita—
rias a la salida & la barra de informaciones intercambiadora a través de
una puerta 0 y una puerta Y que tiene una entrada conectada a la barra de
direcciones.

16.~ Perfeccionamientos segin la reivindicacion 5, caracteri-
zados porque el modulo de intercambios unidades de seleccidn que asegura
la emisidn y la recepcion de los mensajes entre las unidades de seleccidn
y la parte intercambiadora de una unidad de control se conecta a la entr
da por un multiplexador y a la salida por un demultiplexador a las line;j

de marcado, porque se conecta al dispesitivo légica de control por una -

barra de ensayo de informaciones, una barra de direccionado, una linea dj
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control, una lfnea de direccionado y una barra de intercamhios, porque el
modulo de intercambio entre las dos unidades de comtrol que asegura el in

tercambio de las informaciones entre las dos unidades de control, se cone

[12]

ta & la entrada por un primer desviador y a la salida por un segundo des—
viador a lineas de intercambio que conectan entre si los médulos de inter
cambio entre las dos unidades de control, porque se conecta al dispositive
légico de control por la barra de ensayo de informaciones, la linea de con
trol, la 1inea de direccionado y la barra de intercambios, y porque el md
dulo de intercambio red de conexiones que asegura la transmision de los -
intercambios entre la red de conexion y la parte intercambiadora de una
unidad de control comprende un registro que se conecta, para la recepcidn
de un mensaje, a la entrada, a la linea de érden.y a la salida, a una bars
ra de intercambios, y que se conecta, para la emisién de un mensaje, a la
entrada, a la barra de intercambios y a la salida, a la linea de drdem, ~
conecténdose igualmente el médulo de intercambios red de conexiones, a la
1inea de control, a la barra de direccionado, y a la barra de ensayo de in
formaciones y a la linea de direccionadd.

17 .~ Perfeccionamientos segin la reivindicacién 5, caracteri-
zados porque el modulo traductor asegura el almacenamiento de las informg
ciones necesarias a la parte multirregistradora para el establecimiento y
la rupturs de los diferentes tipos de comunicaciones llevadas por la cemn—
tral y porque comprende memorias de traduccién, wn circuito de sincroniza
cién, un circuito de seleccién de direccionado, y porque se conecta al dis
positivo légica de control por una barra de intercambios; una linea de -
control y a la barra de direccionado, y porque el médulo memoria auxilar
asegura la memorizacion de las tasas relativas a los abonados de la central
y se conecta al dispositivo légice de control por una barra de intercam—
bios, una linea de control y una barra de direccionado.

18.~ Perfeccionamientos en centrales de telecomunicacion tem—

poral; tal y como queda sustancialmente descrito en la presente Memoria e




ilustrado en los dibujos adjuntos.

Esta memoria consta de 119 hojas escritas a méquina por una -

sola cara.
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